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◆艾普凌科有限公司的历史沿革
本公司在1960年代，从着手开发模拟石英式手表用的CMOS IC起步，长年来不断的为市场提供电源用
IC、E2PROM和传感器IC等的半导体产品。
与此同时，本公司还备有丰富的医疗器械用IC，详情请参阅本公司的Web网站。

◆本产品目录的构成
本产品目录由以下的3个章节构成。

按照产品群分类，介绍可对应广泛
用途的CMOS IC。

介绍已对应车载规格的高可靠性
的半导体产品。

记载了停产产品、封装一览表、索引
等信息。

P. 11 P. 105 P. 153一般用途 车载用途 相关信息

公司更名为艾普凌科有限公司 UV传感器

艾普凌科有限公司
是一家不断进化的
模拟半导体专业厂家。
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产品目录记载了各系列产品的特点、主要规格和引脚排列图等。 
Part Number List中记载了各系列产品的产品名一览。 
 
产品目录和Part Number List的结构相同。 
请在产品目录上选择符合客户用途的产品后，在Part Number List上确认各型号的详细规格。 
 
 

特  点 系列名 本产品目录
Part Number 

List 

一般用途  11 11 

电源管理IC  12 12 

 电压稳压器  12 12 

0.35A消耗电流、5.5V输入、100mA的电压稳压器 S-1317系列 16 12 

95nA超低消耗电流、5.5V输入、100mA的电压稳压器 S-1318系列 16 12 

6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1112/1122系列 16 13 

6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-T111系列 17 14 

6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1167系列 17 15 

6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1323系列 17 16 

10V输入、150mA的电压稳压器 S-1200系列 18 17 

10V输入、150mA的电压稳压器 S-L2980系列 18 18 

5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1312系列 18 19 

工作温度105°C、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1312xxxH系列 19 21 

带软启动功能、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1335系列 19 23 

防止反向电流、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-13R1系列 20 26 

6.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1165系列 20 27 

5.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1313系列 20 28 

工作温度105°C、5.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1313xxxH系列 21 30 

无输出电容、5.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1315系列 21 31 

低噪音、5.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1324系列 22 33 

6.5V输入、250mA的电压稳压器 S-1206系列 22 35 

6.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1131系列 22 36 

6.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1132系列 23 37 

10V输入、300mA的电压稳压器 S-1133系列 23 38 

5.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1135系列 23 39 

带软启动功能、5.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1137系列 24 41 

5.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1333系列 24 43 

5.5V输入、500mA的电压稳压器 S-1155系列 25 45 

6.5V输入、800mA的电压稳压器 S-1170系列 25 46 

5.5V输入、1000mA的电压稳压器 S-1172系列 25 47 

5.5V输入、1000mA的电压稳压器 S-13A1系列 26 48 

16V输入、75mA的电压稳压器 S-812C系列 27 51 

10V输入、75mA的电压稳压器 S-817系列 27 53 

外接晶体管型、16V输入、1000mA的电压稳压器 S-816系列 28 55 

10V输入、300mA的电压稳压器 S-818系列 28 55 

带复位功能、24V输入、50mA的电压稳压器 S-87x系列 28 56 

带电源分压输出功能、5.5V输入、100mA的电压稳压器 S-1740/1741系列 29 57 

带复位功能、6.5V输入、400mA的电压稳压器 S-1701系列 29 58 

双电路、6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1711系列 30 59 
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特  点 系列名 本产品目录
Part Number 

List 

双电路、带延迟功能、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-13D1系列 30 62 

双电路、6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1721系列 30 63 

28V输入、200mA的电压稳压器 S-1222B/D系列 31 65 

工作温度105°C、36V输入、250mA的电压稳压器 S-1212B/D系列 32 65 

50V输入、200mA的电压稳压器 S-1142系列 32 66 

 电压检测器  33 67 

电压检测器 S-1000系列 34 67 

电压检测器 S-808xxC系列 34 68 

带延迟功能 (外部设定延迟时间)、0.27A消耗电流的电压检测器 S-1009系列 35 70 

带延迟功能 (外部设定延迟时间) 的电压检测器 S-809xxC系列 35 71 

带延迟功能 (内部设定延迟时间) 的电压检测器 S-801系列 35 72 

手动复位、带延迟功能 (外部设定延迟时间) 的电压检测器 S-1003系列 36 74 

SENSE输入型电压检测器 S-1002系列 36 76 

SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间) 的电压检测器 S-1004系列 36 77 

SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、36V的电压检测器 S-1011系列 36 78 

 看门狗定时器  37 79 

工作温度105°C、带复位功能、3.8A消耗电流的看门狗定时器 S-1410/1411系列 37 79 

 DC-DC控制器  38 80 

升压 内置／外接FET PFM控制 DC-DC控制器 S-8351/8352系列 40 80 

升压 内置FET PWM控制、PWM/PFM切换控制 DC-DC控制器 S-8353/8354系列 40 81 

升压 超小型 1.2MHz PWM/PFM切换控制 DC-DC控制器 S-8363系列 40 82 

升压 超小型 600kHz PWM控制、PWM/PFM切换控制 DC-DC控制器 S-8355/56/57/58系列 41 83 

升压 超小型 1.2MHz PWM控制、PWM/PFM切换控制 DC-DC控制器 S-8365/8366系列 41 85 

升压 1.2MHz 高频 PWM控制 DC-DC控制器 S-8337/8338系列 41 86 

升压 1.2MHz 高频 PWM控制 DC-DC控制器 S-8333系列 42 86 

5.5V输入、50mA、静止时电流260nA的降压、同步整流DC-DC控制器 S-85S0A系列 42 87 

5.5V输入、200mA、静止时电流260nA的降压、同步整流DC-DC控制器 S-85S1A系列 42 87 

带电源分压输出功能 5.5V输入、50mA、静止时电流260nA的降压、 
同步整流DC-DC控制器 

S-85S0P系列 43 88 

带电源分压输出功能 5.5V输入、200mA、静止时电流260nA的降压、 
同步整流DC-DC控制器 

S-85S1P系列 43 88 

5.6V输入、50mA、静止时电流260nA的低EMI、降压、同步整流DC-DC控制器 S-85M0A系列 44 89 

5.6V输入、200mA、静止时电流260nA的低EMI、降压、同步整流DC-DC控制器 S-85M1A系列 44 89 

5.5V输入、200mA、静止时电流10A的降压、同步整流DC-DC控制器 S-85V1A系列 44 90 

降压 内置FET 同步整流方式 1.2MHz PWM控制 DC-DC控制器 S-8550系列 45 90 

降压 PWM控制、PWM/PFM切换控制 DC-DC控制器 S-8520/8521系列 45 91 

降压 同步整流方式 PWM控制 DC-DC控制器 S-8533系列 45 92 

 升压型充电泵  46 93 

电压稳定化 升压型充电泵DC-DC转换器 S-8821系列 46 93 

 复合  47 93 

备用电池切换用IC S-8424A系列 47 93 

 电池保护IC  48 94 

1节电池用电池保护IC S-82A1A系列 52 94 

带充放电控制功能 1节电池用电池保护IC S-82B1A系列 53 96 

带节电功能 1节电池用电池保护IC S-82B1B系列 54 97 

1节电池用电池保护IC S-82C1F系列 55 98 

1节电池用电池保护IC S-82F1B系列 56 99 
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特  点 系列名 本产品目录
Part Number 

List 

1节电池用电池保护IC S-8240A系列 56 100 

1节电池用电池保护IC S-8240B系列 57 102 

1节电池用电池保护IC S-8200A系列 57 103 

1节电池用电池保护IC S-8211C/D系列 58 104 

1节电池用电池保护IC S-8261系列 58 107 

带放电控制功能 1节电池用电池保护IC S-8230A/B系列 59 108 

带放电控制功能 1节电池用电池保护IC S-8250A/B系列 60 109 

2节电池串联用电池保护IC S-8252系列 60 111 

2节电池串联用电池保护IC S-8262A系列 61 113 

2节/3节电池串联用电池保护IC S-8253C/D系列 61 114 

3节电池串联用电池保护IC S-8203A系列 62 114 

3节/4节电池串联用电池保护IC S-8254A系列 62 115 

3节/4节电池串联用电池保护IC S-8204A/B系列 63 116 

4节/5节电池串联用电池保护IC S-8205A/B系列 63 117 

3节 ~ 5节串联用电池保护IC S-8245A/B/C/D系列 64 118 

1节电池用电池保护IC (二次保护用) S-8206A系列 65 119 

1节电池用电池保护IC (二次保护用) S-8216A系列 65 119 

2节/3节电池串联用电池保护IC (二次保护用) S-8223A/B/C/D系列 65 120 

2 ~ 4节电池串联用电池保护IC (二次保护用) S-8224A/B系列 66 121 

2 ~ 4节电池串联用电池保护IC (二次保护用) S-8264A/B/C系列 66 122 

1 ~ 4节电池串联用电池保护IC (二次保护用) S-8244系列 67 123 

3 ~ 5节电池串联用电池保护IC (二次保护用) S-8215A系列 67 124 

1节电池用电池监视IC S-8259A系列 68 125 

1节电池用电池保护IC S-8211E系列 68 125 

带电量均衡功能的电池保护用IC S-8209A/B系列 69 126 

3 ~ 5节电池串联用电池监视IC S-8225A/B系列 70 128 

3节 ~ 5节串联用电池监视IC S-8255A/B系列 71 129 

电池监视用IC S-8229系列 71 129 

多节电池串联用过电流监视IC S-8239A/B系列 72 130 

多节电池串联用过电流监视IC S-8269B系列 72 130 

带电量均衡功能的电压监视用IC S-8249系列 73 131 

存储器  74 132 

 E2PROM  74 132 

高信赖性 通用 2线 串行 E2PROM S-24C02D/04D/08D/16D 76 132 

高信赖性 通用 2线 串行 E2PROM 
S-24C08C/16C/32C/64C/ 
128C/256C/512C/M01C 

77 133 

高信赖性 通用 SPI 串行 E2PROM 
S-25C010A/020A/040A/ 
080A/160A/320A/640A/ 
128A/256A/512A/M01A 

78 134 

高信赖性 高速写入 低电压工作 通用 3线 串行 E2PROM 
S-93C46C/56C/66C/ 
76C/86C 

79 135 

DIMM SPD用 2线 串行 E2PROM S-34C02B 80 135 

DIMM SPD用 2线 串行 E2PROM S-34C04A 80 135 

传感器  81 136 

 紫外线传感器  81 136 

检测UV-A ~ UV-B的Si光电二极管 S-5420 81 136 
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特  点 系列名 本产品目录
Part Number 

List 

 温度传感器IC  82 137 

模拟输出温度传感器IC (温度灵敏度−11.04mV/°C) S-5813A/5814A系列 84 137 

模拟输出温度传感器IC (温度灵敏度−8.2mV/°C) S-8110C/8120C系列 84 137 

模拟输出温度传感器IC (温度灵敏度−11.77mV/°C) S-58LM20A系列 84 137 

温度开关IC (恒温器IC) S-5841系列 84 138 

温度开关IC (恒温器IC) S-5844A系列 85 138 

数字输出温度传感器IC S-5851A系列 85 140 

带温度比较功能 高精度 数字温度传感器 S-5852A系列 85 140 

 磁性传感器IC  86 141 

低电压工作 两极 / 单极检测型 霍尔效应开关IC S-5712A/B/C系列 90 141 

高速 低电压工作 两极 / 单极检测型 霍尔效应开关IC S-5712E系列 90 141 

低消耗电流 低电压工作 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC S-5717系列 90 142 

低电压工作 带可切换检测极性功能 两极 / 单极检测型 霍尔效应开关IC S-5718系列 91 142 

高速/中速 低消耗电流 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC S-5715系列 91 142 

低消耗电流 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC S-5716系列 91 143 

工作温度125°C 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC S-57B1系列 92 143 

低电压工作 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-5724系列 92 144 

高速 交变检测型 霍尔效应IC S-5725系列 92 144 

工作温度125°C 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-57M1系列 92 145 

高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC S-5731系列 93 145 

高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC S-5732 I系列 93 145 

工作温度125°C 高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC S-5732 B系列 93 145 

高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-5742 I系列 94 146 

工作温度125°C 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-5741 B系列 94 146 

工作温度125°C 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-5742 B系列 94 147 

工作温度125°C 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-5743 A系列 95 147 

 微弱信号检测IC  96 148 

消耗电流极低 Normally-off 微弱信号检测IC S-5470系列 96 148 

能量收集 消耗电流极低 电压监视用IC S-5471系列 96 148 

放大器  97 149 

 运算放大器  98 149 

0.5μA Rail-to-Rail CMOS运算放大器 S-89430/89431系列 98 149 

CMOS运算放大器 S-89110/89120系列 98 149 

CMOS运算放大器 S-89130/89140系列 99 149 

低输入失调电压 CMOS运算放大器 S-89713系列 99 149 

 比较器  100 150 

0.7μA Rail-to-Rail CMOS比较器 S-89530/89531系列 100 150 

CMOS比较器 S-89210/89220系列 100 150 

CMOS比较器 S-89230/89240系列 100 150 

定时器IC/ASSP  101 151 

 实时时钟  101 151 

实时时钟 
S-35190A/35390A/ 
35391A 

102 151 

实时时钟 (32kHz常时稳定输出) S-35192A/35392A 103 151 

实时时钟 (年月日报警、24位计数器) S-35399A03 103 151 

实时时钟 (带有开关输入检测功能) S-78190A系列 103 151 
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特  点 系列名 本产品目录
Part Number 

List 

 电源顺序控制器  104 152 

电源顺序控制器 S-77100/77101系列 104 152 

车载用途  105 153 

车载用电压稳压器  111 154 

工作温度105°C、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-19251系列 111 154 

工作温度105°C、带软启动功能、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-19252系列 112 155 

工作温度105°C、50V输入、200mA的电压稳压器 S-1142xxxH系列 113 156 

工作温度105°C、50V输入、200mA的电压稳压器 S-19200A/BxxH系列 113 156 

工作温度105°C、36V输入、250mA的电压稳压器 S-19212B/DxxH系列 114 157 

工作温度105°C、带软启动功能、10V输入、500mA的电压稳压器 S-19243xxxH系列 115 157 

工作温度105°C、带软启动功能、10V输入、1000mA的电压稳压器 S-19244xxxH系列 116 158 

工作温度105°C、带软启动功能、6.5V输入、500mA的电压稳压器 S-19253xxxH系列 117 160 

工作温度105°C、带软启动功能、6.5V输入、1000mA的电压稳压器 S-19254xxxH系列 117 160 

工作温度125°C、50V输入、200mA的电压稳压器 S-1142xxxA系列 118 160 

工作温度125°C、50V输入、200mA的电压稳压器 S-19200A/BxxA系列 118 161 

工作温度125°C、36V输入、250mA的电压稳压器 S-19212B/DxxA系列 119 161 

工作温度125°C、带软启动功能、10V输入、500mA的电压稳压器 S-19243xxxA系列 120 162 

工作温度125°C、带软启动功能、10V输入、1000mA的电压稳压器 S-19244xxxA系列 121 163 

工作温度125°C、带复位功能、36V输入、200mA的电压稳压器 S-19311系列 122 164 

工作温度125°C、带复位功能、36V输入、400mA的电压稳压器 S-19312系列 123 164 

车载用电压检测器  124 165 

工作温度105°C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、10V的电压检测器 S-19100xxxH系列 124 165 

工作温度105°C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、10V的电压检测器 S-19101xxxH系列 124 165 

工作温度125°C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、10V的电压检测器 S-19100xxxA系列 125 166 

工作温度125°C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、10V的电压检测器 S-19101xxxA系列 125 166 

工作温度105°C、SENSE输入型、10V的电压检测器 S-19102/19108系列 126 167 

工作温度105°C、SENSE输入型、10V的电压检测器 S-19103/19109系列 126 168 

工作温度105°C、SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
10V的电压检测器 

S-19104/19106系列 127 169 

工作温度105°C、SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
10V的电压检测器 

S-19105/19107系列 127 170 

工作温度105°C、SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
36V的电压检测器 

S-19110AxxH ～  
S-19110HxxH系列 

128 171 

工作温度105°C、SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
36V的电压检测器 

S-19110JxxH ～  
S-19110RxxH系列 

128 171 

工作温度125°C、SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
36V的电压检测器 

S-19110AxxA ～  
S-19110HxxA系列 

129 172 

工作温度125°C、SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
36V的电压检测器 

S-19110JxxA ～  
S-19110RxxA系列 

129 172 

车载用看门狗定时器  130 173 

工作温度125°C、带复位功能、内置看门狗定时器电路、 
36V输入、200mA的电压稳压器 

S-19500/19501系列 130 173 

工作温度125°C、带复位功能、内置看门狗定时器电路、 
36V输入、400mA的电压稳压器 

S-19502/19503系列 131 173 

工作温度125°C、带复位功能、3.8A消耗电流的看门狗定时器 S-19400/19401系列 132 174 

车载用天线诊断用IC  132 175 

工作温度125°C、带电流监视、可变电流限制功能、 
36V输入、400mA的电压稳压器 

S-19700系列 132 175 

工作温度105°C、带电流监视功能的高侧开关 S-19680系列 133 175 
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特  点 系列名 本产品目录
Part Number 

List 

车载用复合  133 175 

内置校准功能 工作温度105°C VCOM缓冲放大器 S-8412A系列 133 175 

车载用电池保护IC  134 176 

工作温度85°C 3节 ~ 5节电池串联用电池保护IC (二级保护用) S-8235A系列 134 176 

工作温度105°C 带电量均衡功能的电压监视用IC S-19190系列 134 176 

工作温度105°C、3节 ~ 6节电池串联用电池监视IC S-19192系列 135 177 

车载用E2PROM  136 178 

工作温度150°C 3线串行E2PROM S-93S46A/56A/66A 138 178 

工作温度125°C 3线串行E2PROM 
S-93A46B/56B/66B/76B/
86B 

138 178 

工作温度105°C 3线串行E2PROM 
S-93C46C/56C/66C/76C/
86C H系列 

139 179 

工作温度125°C SPI串行E2PROM 
S-25A010A/020A/040A/ 
080A/160A/320A/640A 

139 179 

工作温度125°C SPI串行E2PROM 
S-25A080B/160B/320B/ 
640B/128B/256B 

140 180 

工作温度105°C SPI串行E2PROM 
S-25C010A/020A/040A/ 
080A/160A/320A/640A/ 
128A H系列 

141 180 

工作温度105°C 2线串行E2PROM 
S-24CS01A/02A/04A  
H系列 

142 181 

工作温度105°C 2线串行E2PROM 
S-24C08C/16C/32C/64C/ 
128C H系列 

142 181 

车载用磁性传感器IC  143 182 

工作温度125°C 高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC S-57A1 A系列 144 182 

工作温度125°C 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-57K1 A系列 144 182 

工作温度150°C 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC S-57P1 S系列 144 182 

车载用运算放大器  145 183 

工作温度125°C CMOS运算放大器 S-19610A 146 183 

工作温度105°C 低输入失调电压 CMOS运算放大器 S-19611A 146 183 

工作温度125°C、低输入失调电压的CMOS运算放大器 S-19630A 146 183 

车载用实时时钟  147 183 

工作温度105°C 3线 实时时钟 S-35190A H系列 148 183 

工作温度105°C 2线 实时时钟 S-35390A H系列 148 183 

车载用便利型定时器  149 184 

便利型定时器 
工作温度125°C、内置水晶振子的2线定时器 

S-35710M 150 184 

便利型定时器 
工作温度125°C、2线定时器 

S-35710 A系列 150 184 

便利型定时器 
工作温度125°C、带中断时间设定端子的定时器 

S-35720 A系列 150 184 

便利型定时器 
工作温度125°C、有时钟脉冲输出功能、带频率设定端子的定时器 

S-35730 A系列 151 184 

便利型定时器 
工作温度125°C、2线间隔定时器 

S-35740 A系列 151 184 

便利型定时器 
工作温度125°C、带固定周期中断信号设定端子的间隔定时器 

S-35750 A系列 151 185 

便利型定时器 
工作温度125°C、内置中断时间固定定时器的2线间隔定时器 

S-35760 A系列 152 185 

便利型定时器 
工作温度125°C、2线计数器 

S-35770 A系列 152 185 
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List 

相关信息  153 

不推荐采用产品、停产产品以及停售产品  154  

不推荐采用产品  154  

停产产品  154  

停售产品  154  

CMOS IC封装  158  

封装一览表  158  

封装外形尺寸图、推荐焊盘尺寸图  159  
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一般用途

按照产品群分类，介绍可对应广泛用途的

CMOS IC。

电源管理IC
电压稳压器   ...........................................................................  12

电压检测器   ...........................................................................  33

看门狗定时器   .......................................................................  37

DC-DC控制器   ......................................................................  38

升压型充电泵   .......................................................................  46

复合  ......................................................................................  47

电池保护IC   ...........................................................................  48

存储器
E2PROM.................................................................................  74

传感器
紫外线传感器  ........................................................................  81

温度传感器IC  ........................................................................  82

磁性传感器IC  ........................................................................  86

微弱信号检测IC  ....................................................................  96

放大器
运算放大器   ...........................................................................  98

比较器   ..................................................................................  100

定时器IC/ASSP
实时时钟   ..............................................................................  101

电源顺序控制器   ...................................................................  104

要确认产品的详细信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com
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电源管理 IC 电压稳压器

CMOS IC 2019

　产品一览

产
品
种
类

输出电流 特点 产品名称 ■输入电压　■输出电压
输出
电压
精度

输入输出电压差
（3.0V输出产品）

纹波
抑制率
（1kHz）

消耗电流
（VIN=VOUT+1.0V）

输入电容器 输出电容器

附加功能 封装

页软启动
功能

防止反向
电流

限制
突入电流

热敏关
闭电路

放电分路
功能

输出电压
外部设定

HS
NT

-4
(0

80
8)

HS
NT

-4
(1

01
0)

HS
NT

-6
(1

21
2)

S
N

T-
4A

DF
N-

6(
15

18
)A

S
N

T-
6A

S
N

T-
6A

(H
)

H
S

N
T-

6A

S
N

T-
8A

6-
Pin

 H
SO

N(
A)

S
C

-8
2A

B

S
O

T-
23

-3

S
O

T-
23

-5

S
O

T-
23

-6

H
TM

SO
P-

8

H
S

O
P

-6

H
S

O
P

-8
A

TO
-2

52
-5

S(
A)

S
O

T-
89

-3

S
O

T-
89

-5

TO
-9

2 

W
LP

-4
R

线
性
稳
压
器

～75mA

低输出电流型、
16V输入电压 S-812C ±2.0％ 0.23V 典型值

（IOUT=10ｍA） ー 1.0µA 典型值注8 可使用陶瓷 可使用陶瓷 ● ● ● ● ● ● 27

低输出电流型 S-817 ±2.0％ 0.25V 典型值
（IOUT=10ｍA） ー 1.2µA 典型值注8 可使用陶瓷 陶瓷0.1µF ● ● ● ● ● 27

～1A 外接晶体管型 S-816 ±2.0％ 0.10V 典型值
（IOUT=100ｍA） ー 30µA 典型值 钽 钽4.7µF ● 28

L
D
O
稳
压
器

～100mA
超低消耗电流 S-1317 ±1.0％ 0.018V 典型值

（IOUT=10mA） ー 0.35µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● 16

超低消耗电流、ON/OFF端子 S-1318 ±1.0％ 0.045V 典型值
（IOUT=10mA） ー 0.095µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● 16

～150mA

高纹波抑制率的以往产品 S-1112/
1122 ±1.0％ 0.19V 典型值

（IOUT=100ｍA） 80dB 50µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷0.47µF
注12

● ● 16

低消耗电流，高纹波抑制率 S-1167 ±1.0％ 0.15V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 9µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 17

0.8mm超小型封装、
150mA标准产品 S-1312 ±1.0％ 0.15V 典型值

（IOUT=100ｍA） 75dB 20µA 典型值 陶瓷0.22µF 陶瓷0.22µF ● ● ● ● ● 18

105℃高温工作产品、
150mA标准产品 S-1312xxxH ±1.0％ 0.15V 典型值

（IOUT=100ｍA） 75dB 20µA 典型值 陶瓷0.22µF 陶瓷0.22µF ● ● ● ● 19

以往产品 S-1323 ±1.0％ 0.50V 典型值
（IOUT=150ｍA） 70dB 70µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 17

高纹波抑制率的标准产品、
备有软启动功能 S-1335 ±1.0％ 0.07V 典型值

（IOUT=100ｍA）
80dB

（70dB@10kHz）
36µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 19

备有防止反向电流功能 S-13R1 ±1.0％ 0.15V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 5.0µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● ● 20

相当于TK111产品 S-T111 ±1.0％ 0.19V 典型值
（IOUT=100ｍA） 80dB 50µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● 17

10V输入电压 S-1200 ±1.0％ 0.14V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 18µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● 18

相当于LP2980产品 S-L2980 ±2.0％ 0.12V 典型值
（IOUT=50ｍA） 70dB 90µA 典型值 陶瓷0.47µF 陶瓷1.0µF ● 18

～200mA

28V输入电压 S-1222B/D ±1.0％ 0.35V 典型值
（IOUT=125mA） ー 6.5µA 典型值注9 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

0.8mm超小型封装、 200mA标
准产品 （超低消耗电流） S-1313 ±1.0％ 0.16V 典型值

（IOUT=100ｍA） ー 0.9µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● ● ● ● 20

105℃高温工作产品、 0.8mm超
小型封装、 超低消耗电流 S-1313xxxH ±1.0％ 0.16V 典型值

（IOUT=100mA） ー 0.9µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● ● ● ● 21

无输出电容 S-1315 ±1.0％ 0.224V 典型值
（IOUT=200ｍA） 65dB 7.0µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0～10µF ● ● ● 21

低噪音 S-1324 ±1.0％ 0.16V 典型值
（IOUT=100mA） 65dB 7µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 22

50V高输入电压
（超低消耗电流） S-1142 ±3.0％注6 0.35V 典型值

（IOUT=100ｍA） ー 4.0µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● 32

～250mA
250mA标准产品 S-1206 ±1.0％ 0.15V 典型值

（IOUT=100ｍA） ー 1.0µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● 22

105℃高温工作产品、
36V高输入电压 S-1212B/D ±2.0％ 0.35V 典型值

（IOUT=125ｍA） ー 6.5µA 典型值注9 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● ● ● ● ● ● ● 32

～300mA

可使用0.1µF电容器 S-1132 ±1.0％ 0.13V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 20µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● 23

可进行输出电压外部设定、
10V输入电压 S-1133 ±1.0％ 0.13V 典型值

（IOUT=100ｍA） 70dB 60µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● 23

备有小型高放热封装 S-1135 ±1.0％ 0.16V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 45µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● 23

备有软启动功能 S-1137 ±1.0％ 0.21V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 45µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 24

0.8mm超小型封装、
300mA标准产品 S-1333 ±1.0％ 0.14V 典型值

（IOUT=100ｍA） 75dB 25µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 24

3.0V 6.0V 9.0V 16V 50V

16V

16V

10V

6.0V

6.0V

6.0V

2.0V

2.5V
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1.2V

3.5V

3.5V
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5.5V



电源管理 IC 电压稳压器

13CMOS IC 2019

定
时
器

IC
 /

 A
S

S
P

放
大
器

传
感
器

存
储
器

電
电
源
管
理

IC
目
　
录

电
源
顺
序
控
制
器

实
时
时
钟

运
算
放
大
器

比
较
器

微
弱
信
号
检
测

IC
磁
性
传
感
器

IC
温
度
传
感
器

IC
紫
外
线
传
感
器

E
2 P

R
O

M
电
池
保
护

IC
复
　
合

升
压
型
充
电
泵

D
C

-D
C
控
制
器
看
门
狗
定
时
器

电
压
检
测
器

电
压
稳
压
器

产
品
种
类

输出电流 特点 产品名称 ■输入电压　■输出电压
输出
电压
精度

输入输出电压差
（3.0V输出产品）

纹波
抑制率
（1kHz）

消耗电流
（VIN=VOUT+1.0V）

输入电容器 输出电容器

附加功能 封装

页软启动
功能

防止反向
电流

限制
突入电流

热敏关
闭电路

放电分路
功能

输出电压
外部设定

HS
NT

-4
(0

80
8)

HS
NT

-4
(1

01
0)

HS
NT

-6
(1

21
2)

S
N

T-
4A

DF
N-

6(
15

18
)A

S
N

T-
6A

S
N

T-
6A

(H
)

H
S

N
T-

6A

S
N

T-
8A

6-
Pin

 H
SO

N(
A)

S
C

-8
2A

B

S
O

T-
23

-3

S
O

T-
23

-5

S
O

T-
23

-6

H
TM

SO
P-

8

H
S

O
P

-6

H
S

O
P

-8
A

TO
-2

52
-5

S(
A)

S
O

T-
89

-3

S
O

T-
89

-5

TO
-9

2 

W
LP

-4
R

线
性
稳
压
器

～75mA

低输出电流型、
16V输入电压 S-812C ±2.0％ 0.23V 典型值

（IOUT=10ｍA） ー 1.0µA 典型值注8 可使用陶瓷 可使用陶瓷 ● ● ● ● ● ● 27

低输出电流型 S-817 ±2.0％ 0.25V 典型值
（IOUT=10ｍA） ー 1.2µA 典型值注8 可使用陶瓷 陶瓷0.1µF ● ● ● ● ● 27

～1A 外接晶体管型 S-816 ±2.0％ 0.10V 典型值
（IOUT=100ｍA） ー 30µA 典型值 钽 钽4.7µF ● 28

L
D
O
稳
压
器

～100mA
超低消耗电流 S-1317 ±1.0％ 0.018V 典型值

（IOUT=10mA） ー 0.35µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● 16

超低消耗电流、ON/OFF端子 S-1318 ±1.0％ 0.045V 典型值
（IOUT=10mA） ー 0.095µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● 16

～150mA

高纹波抑制率的以往产品 S-1112/
1122 ±1.0％ 0.19V 典型值

（IOUT=100ｍA） 80dB 50µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷0.47µF
注12

● ● 16

低消耗电流，高纹波抑制率 S-1167 ±1.0％ 0.15V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 9µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 17

0.8mm超小型封装、
150mA标准产品 S-1312 ±1.0％ 0.15V 典型值

（IOUT=100ｍA） 75dB 20µA 典型值 陶瓷0.22µF 陶瓷0.22µF ● ● ● ● ● 18

105℃高温工作产品、
150mA标准产品 S-1312xxxH ±1.0％ 0.15V 典型值

（IOUT=100ｍA） 75dB 20µA 典型值 陶瓷0.22µF 陶瓷0.22µF ● ● ● ● 19

以往产品 S-1323 ±1.0％ 0.50V 典型值
（IOUT=150ｍA） 70dB 70µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 17

高纹波抑制率的标准产品、
备有软启动功能 S-1335 ±1.0％ 0.07V 典型值

（IOUT=100ｍA）
80dB

（70dB@10kHz）
36µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 19

备有防止反向电流功能 S-13R1 ±1.0％ 0.15V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 5.0µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● ● 20

相当于TK111产品 S-T111 ±1.0％ 0.19V 典型值
（IOUT=100ｍA） 80dB 50µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● 17

10V输入电压 S-1200 ±1.0％ 0.14V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 18µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● 18

相当于LP2980产品 S-L2980 ±2.0％ 0.12V 典型值
（IOUT=50ｍA） 70dB 90µA 典型值 陶瓷0.47µF 陶瓷1.0µF ● 18

～200mA

28V输入电压 S-1222B/D ±1.0％ 0.35V 典型值
（IOUT=125mA） ー 6.5µA 典型值注9 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● ● ● ● ● ● ● ● 31

0.8mm超小型封装、 200mA标
准产品 （超低消耗电流） S-1313 ±1.0％ 0.16V 典型值

（IOUT=100ｍA） ー 0.9µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● ● ● ● 20

105℃高温工作产品、 0.8mm超
小型封装、 超低消耗电流 S-1313xxxH ±1.0％ 0.16V 典型值

（IOUT=100mA） ー 0.9µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● ● ● ● 21

无输出电容 S-1315 ±1.0％ 0.224V 典型值
（IOUT=200ｍA） 65dB 7.0µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0～10µF ● ● ● 21

低噪音 S-1324 ±1.0％ 0.16V 典型值
（IOUT=100mA） 65dB 7µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 22

50V高输入电压
（超低消耗电流） S-1142 ±3.0％注6 0.35V 典型值

（IOUT=100ｍA） ー 4.0µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● 32

～250mA
250mA标准产品 S-1206 ±1.0％ 0.15V 典型值

（IOUT=100ｍA） ー 1.0µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● 22

105℃高温工作产品、
36V高输入电压 S-1212B/D ±2.0％ 0.35V 典型值

（IOUT=125ｍA） ー 6.5µA 典型值注9 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● ● ● ● ● ● ● 32

～300mA

可使用0.1µF电容器 S-1132 ±1.0％ 0.13V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 20µA 典型值 陶瓷0.1µF 陶瓷0.1µF ● ● ● 23

可进行输出电压外部设定、
10V输入电压 S-1133 ±1.0％ 0.13V 典型值

（IOUT=100ｍA） 70dB 60µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● 23

备有小型高放热封装 S-1135 ±1.0％ 0.16V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 45µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● 23

备有软启动功能 S-1137 ±1.0％ 0.21V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 45µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 24

0.8mm超小型封装、
300mA标准产品 S-1333 ±1.0％ 0.14V 典型值

（IOUT=100ｍA） 75dB 25µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● ● ● 24



14

电源管理 IC 电压稳压器

CMOS IC 2019
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～500mA 500mA标准产品 S-1155 ±1.0％ 0.07V 典型值
（IOUT=200ｍA） 70dB 70µA 典型值 陶瓷4.7µF 陶瓷4.7µF ● ● ● 25

～800mA 800mA标准产品 S-1170 ±1.0％ 0.12V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 80µA 典型值 陶瓷4.7µF 陶瓷4.7µF ● ● ● 25

～1A      
1A产品 S-1172 ±1.0％ 0.07V 典型值

（IOUT=300ｍA） 70dB 70µA 典型值 陶瓷4.7µF 陶瓷4.7µF ● ● ● ● 25

1A标准产品 S-13A1 ±1.0％ 0.07V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 60µA 典型值 陶瓷2.2µF 陶瓷2.2µF ● ● ● ● ● ● ● ● 26

复
合

～400mA LDO单电路+检测器单电路 S-1701注1 ±1.0％注7 0.14V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 85µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 29

～150mA

LDO双电路 S-1711注2 ±1.0％ 0.20V 典型值
（IOUT=150ｍA） 70dB 70µA 典型值注10 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● 30

LDO双电路、高纹波抑制率 S-1721注2 ±1.0％ 0.13V 典型值
（IOUT=100ｍA） 80dB 25µA 典型值注10 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 30

LDO双电路、延迟功能 S-13D1注2 ±1.0％ 0.08V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 39µA 典型值注10 陶瓷0.22µF 陶瓷0.22µF ● ● ● ● 30

～100mA 备有电源分压输出功能 S-1740/1741 ±1.0％ 0.018V 典型值
（IOUT=10mA） ー 0.35µA 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● ● 29

～50ｍA 24V输入电压 VR+检测器 S-87x注1 ±2.4％ 0.45V 典型值
（IOUT=30ｍA） ー 3.0µA 典型值注11 可使用钽 可使用钽 ● 28

注1：电压检测器＋电压稳压器　注2：电压稳压器 (双电路)　注3：VOUT=1.2V, 1.8V, 2.2V, 2.3V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V

注10：电压稳压器 (每个电路)　注11：S-8750xxA/B 系列时（VIN=7V）　注12：仅限S-1112 系列
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～500mA 500mA标准产品 S-1155 ±1.0％ 0.07V 典型值
（IOUT=200ｍA） 70dB 70µA 典型值 陶瓷4.7µF 陶瓷4.7µF ● ● ● 25

～800mA 800mA标准产品 S-1170 ±1.0％ 0.12V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 80µA 典型值 陶瓷4.7µF 陶瓷4.7µF ● ● ● 25

～1A      
1A产品 S-1172 ±1.0％ 0.07V 典型值

（IOUT=300ｍA） 70dB 70µA 典型值 陶瓷4.7µF 陶瓷4.7µF ● ● ● ● 25

1A标准产品 S-13A1 ±1.0％ 0.07V 典型值
（IOUT=300ｍA） 70dB 60µA 典型值 陶瓷2.2µF 陶瓷2.2µF ● ● ● ● ● ● ● ● 26

复
合

～400mA LDO单电路+检测器单电路 S-1701注1 ±1.0％注7 0.14V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 85µA 典型值 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 29

～150mA

LDO双电路 S-1711注2 ±1.0％ 0.20V 典型值
（IOUT=150ｍA） 70dB 70µA 典型值注10 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● ● 30

LDO双电路、高纹波抑制率 S-1721注2 ±1.0％ 0.13V 典型值
（IOUT=100ｍA） 80dB 25µA 典型值注10 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0µF ● ● 30

LDO双电路、延迟功能 S-13D1注2 ±1.0％ 0.08V 典型值
（IOUT=100ｍA） 70dB 39µA 典型值注10 陶瓷0.22µF 陶瓷0.22µF ● ● ● ● 30

～100mA 备有电源分压输出功能 S-1740/1741 ±1.0％ 0.018V 典型值
（IOUT=10mA） ー 0.35µA 陶瓷1.0µF 陶瓷1.0～100µF ● ● ● 29

～50ｍA 24V输入电压 VR+检测器 S-87x注1 ±2.4％ 0.45V 典型值
（IOUT=30ｍA） ー 3.0µA 典型值注11 可使用钽 可使用钽 ● 28

注4：外部设定型　注5：固定输出型　注6：Tj=–40℃～+105℃　注7：检测电压精度：±1.0％　注8：VIN=VOUT+2.0V時　注9：VIN=18.0V
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NEW  S-1318 系列

● 输出电压： 1.2V, 1.8V, 2.2V, 2.3V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 3.3V
● 输入电压： 1.7～ 5.5V
● 输出电压精度： ±1.0%（1.2V输出产品 :±15mV） （Ta=＋25℃）
● 输入输出电压差：45mV 典型值 (2.5V输出产品，IOUT=10mA时）
         （Ta=＋25℃）
● 消耗电流 : 工作时 : 95nA  典型值
 休眠时 : 2nA  典型值
● 输出电流 : 可输出75mA
 (1.2V输出产品，VIN≥VOUT(S)+1.0V时）*1

 可输出100mA (1.8V, 2.2V, 2.3V, 2.5V, 2.8V, 3.0V, 
 3.3V输出产品，VIN≥VOUT(S)+1.0V时）*1

● 输入电容器 ：   可以使用陶瓷电容器 （1.0µF以上）
● 输出电容器 ： 可以使用陶瓷电容器 （1.0µF以上）
● 内置过载电流保护电路：限制输出晶体管的过载电流
● 内置ON / OFF控制电路：能够延长电池的使用寿命
                可选择放电分路功能的 "有" / "无"
                可选择下拉功能的 "有" / "无"
　*1.   请注意在输出大电流时不要超过封装的容许功耗。

引脚排列图特　　点
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产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

95nA超低消耗电流、5.5V输入、100mA的电压稳压器

0.35µA消耗电流、5.5V输入、100mA的电压稳压器  S-1317 系列

特　　点 引脚排列图

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～ 3.5V的范围内，以0.05V为
进阶单位来选择

● 宽输入电压范围： 1.5～ 5.5V
● 高输出电压精度： ±1.0%精度（1.0～ 1.45V输出产品 :±15mV）
● 输入输出电压差： 20mV 典型值 (2.5V输出产品，IOUT=10mA时）
● 消耗电流少： 工作时：  0.35µA 典型值
● 输出电流： 可输出100mA（VIN≥VOUT(S)+1.0V时）*1

● 输入电容器 ：  可以使用陶瓷电容器 （1.0µF以上）
● 输出电容器 ： 可以使用陶瓷电容器 （1.0～100µF）
● 内置过载电流保护电路：限制输出晶体管的过载电流
　*1.   请注意在输出大电流时不要超过封装的容许功耗。
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顶视图
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顶视图
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6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1112/1122 系列

特　　点

● 低消耗电流： 50µA 典型值，90µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 190mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 80dB 典型值 (f=1kHz,VOUT=3V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输出电容器： 可使用 0.47µF以上的陶瓷电容器
 *1. 请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

引脚排列图

SOT-23-5  顶视图
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SNT-6A(H)  顶视图

1

2

3

6

5

4



电源管理 IC 电压稳压器

17CMOS IC 2019

定
时
器

IC
 /

 A
S

S
P

放
大
器

传
感
器

存
储
器

電
电
源
管
理

IC
目
　
录

电
源
顺
序
控
制
器

实
时
时
钟

运
算
放
大
器

比
较
器

微
弱
信
号
检
测

IC
磁
性
传
感
器

IC
温
度
传
感
器

IC
紫
外
线
传
感
器

E
2 P

R
O

M
电
池
保
护

IC
复
　
合

升
压
型
充
电
泵

D
C

-D
C
控
制
器
看
门
狗
定
时
器

电
压
检
测
器

电
压
稳
压
器

6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-T111 系列

6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1167 系列

特　　点

● 低消耗电流： 9µA 典型值，16µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，0.9µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 150mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz,VOUT=3.0V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器： 可使用 1.0µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-23-5  顶视图
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SNT-6A(H)  顶视图
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引脚排列图

6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1323 系列

特　　点

● 低消耗电流： 70µA 典型值，90µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 500mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=150mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz,VOUT=3.0V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器： 可使用 1.0µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。
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SC-82AB
顶视图

SNT-4A
顶视图

1  VOUT
2  VIN
3  ON/OFF
4  VSS

1
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4

3

引脚排列图

特　　点

● 低消耗电流： 50µA 典型值，90µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 190mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 80dB 典型值 (f=1kHz,VOUT=3V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器： 可使用 0.1µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-23-5  顶视图
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引脚排列图
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10V输入、150mA的电压稳压器 S-1200 系列

特　　点

● 输入电压： 2～ 10V
● 低消耗电流： 18µA 典型值，40µA 最大值 (工作时 )
  0.01µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 140mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz,VOUT=3.0V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器： 可使用 0.1µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-23-5  顶视图
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引脚排列图

10V输入、150mA的电压稳压器 S-L2980 系列

特　　点

● 输入电压： 2～ 10V
● 低消耗电流： 90µA 典型值，140µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 6.0V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 输出电压精度： ±2.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 120mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=50mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz,VOUT=3.0V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输出电容器： 可使用 1.0µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-23-5  顶视图
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引脚排列图

5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1312 系列

引脚排列图特　　点

HSNT-4(0808)
顶视图
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顶视图
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● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用0.22µF以上 
   的陶瓷电容器

● 输入电压：  1.5～ 5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～ 1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  160mV 典型值
     (2.8V输出产品、IOUT=100mA时 )
● 消耗电流少：工作时： 20µA 典型值，30µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：   可输出 150mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*1

● 纹波抑制率：  75dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=1.2V时 )
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路： 防止因发热引起对产品的破坏
● 内置电源开 /关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉电阻
● 工作温度范围：  −40～ +85℃

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。
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S-1312xxxH 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用 0.22µF以上 
   的陶瓷电容器

● 输入电压：  1.5～ 5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～ 1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  160mV 典型值
     (2.8V输出产品、IOUT=100mA时 )
● 消耗电流少：工作时： 20µA 典型值，30µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：   可输出 150mA (VIN≥ VOUT+1.0V时 ) *1

● 纹波抑制率：  75dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=1.2V时 )
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路： 防止因发热引起对产品的破坏
● 内置电源开 /关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉电阻
● 工作温度范围：  −40～ +105℃

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点
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顶视图
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带软启动功能、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1335 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.6V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用1.0µF以上的
     陶瓷电容器
● 输入电压：  1.5～ 5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～ 1.45V输出产品：
     ±15mV)
● 输入输出电压差小：  70mV 典型值
     (2.8V输出产品、IOUT=100mA时 )
● 消耗电流少：工作时： 36µA 典型值，54µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：   可输出 150mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*1

● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=10kHz，VOUT(S)≤ 2.5V时 )
                   80dB 典型值 (f=1.0kHz）
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置软启动电路：
    在接通电源或ON/OFF端子为ON时，可以调整输出电压的上

升时间。

   SOT-23-5的软启动时间可通过SST端子转换tSS0＝0.1ms (典

型值) /tSS1＝1.0ms (典型值)

   SC-82AB的软启动时间固定为tSS0＝0.1ms (典型值)

   HSNT-4(1010)的软启动时间固定为tSS0＝0.1ms (典型值)或

tSS1＝1.0ms (典型值)
● 内置电源开 /关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉电阻 

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点
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工作温度 105℃、5.5V输入、150mA的电压稳压器
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S-13R1 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.2～4.0V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用1.0µF以上 
   陶瓷电容器

● 输入电压：  2.0～ 5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.2～ 1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  150mV 典型值
     (3.0V输出产品，IOUT=100mA时 )
● 消耗电流少：工作时： 5µA 典型值，9µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：   可输出 150mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*1

● 高波纹抑制率：  70dB 典型值（f=1kHz，VOUT=3.0V时）
● 防止反向电流功能：  IREV=0.09µA 最大值
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：   防止因发热引起对产品的破坏
● 内置电源开 /关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉恒电流 

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点
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顶视图

6.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1165 系列

特　　点

● 低消耗电流： 35µA 典型值 ,65µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值 ,1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 200mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 140mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=200mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz,VOUT=3.0V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-23-5  顶视图
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引脚排列图

5.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1313 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用0.1µF以上 
   的陶瓷电容器

● 输入电压：  1.5～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  170mV 典型值
     (2.8V输出产品，IOUT=100mA时)
● 消耗电流少：工作时： 0.9µA 典型值，1.35µA 最大值
              休眠时： 0.01µA 典型值，0.1µA 最大值
● 输出电流：   可输出200mA (VOUT(S)≥1.4V，VIN≥VOUT(S)+1.0V)*1

● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路： 防止因发热引起对产品的破坏
● 内置电源开/关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉恒电流 

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点

HSNT-4(0808)
顶视图

5

1 2 3

4

1  VIN
2  VSS
3  ON/OFF
4  NC
5  VOUT

SOT-23-5
顶视图

4

1 2

3

1  ON/OFF
2  VSS
3  VOUT
4  VIN

SC-82AB
顶视图

1  VOUT
2  VSS
3  ON/OFF
4  VIN

HSNT-4(1010)
顶视图

1  VOUT
2  VSS
3  ON/OFF
4  VIN

4

3

1

2

4

3

1

2

防止反向电流、5.5V输入、150mA的电压稳压器
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工作温度 105℃、5.5V输入、200mA的电压稳压器 NEW  S-1313xxxH 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用0.1µF以上的 
   陶瓷电容器

● 输入电压：  1.5～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  170mV 典型值
     (2.8V输出产品，IOUT=100mA时)
● 消耗电流少：工作时： 0.9µA 典型值，1.35µA 最大值
              休眠时： 0.01µA 典型值，0.1µA 最大值 
● 输出电流：   可输出200mA (VOUT(S)≥1.4V，VIN≥VOUT(S)+1.0V)*1

● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：  防止因发热引起对产品的破坏
● 内置电源开/关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉恒电流
● 工作温度范围 :   −40～+105℃
  *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点
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产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

无输出电容、5.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1315 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～4.2V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输出电容器不需使用。如要使用，请使用
     小于或等于10µF的陶瓷电容器
● 输入电压：  1.4～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  224mV 典型值
     (3.0V输出产品，IOUT=200mA时)
● 消耗电流少：工作时： 7µA 典型值，13µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：   可输出200mA (3.0V输出产品，VIN=4V时)*1

● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置电源开/关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉恒电流 

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点
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低噪音、5.5V输入、200mA的电压稳压器 S-1324 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用1.0µF以上 
   的陶瓷电容器

● 输入电压：  1.5～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  170mV 典型值
     (2.8V输出产品、IOUT=100mA时)
● 消耗电流少：工作时： 7µA 典型值，12µA 最大值
              休眠时： 0.01µA 典型值，0.1µA 最大值
● 输出电流：   可输出200mA (VOUT(S)≥1.2V、VIN≥VOUT+1.0V时) *1

● 输出噪音：   17µVrms (典型值) (BW=10Hz～100kHz时)
● 纹波抑制率：  65dB 典型值 (f=1kHz)
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：  防止因发热引起对产品的破坏
● 内置电源开/关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉恒定电流
 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点
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SC-82AB
顶视图

6.5V输入、250mA的电压稳压器

● 超低消耗电流： 1.0µA 典型值，1.5µA 最大值 (工作时 )
● 输出电压： 1.2～ 5.2V (以 0.05V为进阶单位来选择 )
● 输出电压精度： ±1.0％精度 (1.2～ 1.45V输出产品：±15mV精度 )
● 输出电流： 可输出 250mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 150mV 典型值 (3.0V输出产品，IOUT=100mA时 )
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器： 可使用 0.1µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。
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SOT-89-3   顶视图

引脚排列图特　　点

S-1206 系列

6.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1131 系列

特　　点
● 低消耗电流： 35µA 典型值，65µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )

● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 300mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 250mV 典型值 (3.0V输出产品，IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=3.0V时 )
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路 
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。
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SOT-89-5 顶视图 6-Pin HSON(A) 顶视图
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6.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1132 系列

● 低消耗电流： 20µA 典型值，40µA 最大值 (工作时 )
  0.01µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 300mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 130mV 典型值 (3.0V输出产品，IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=3.0V时 )
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路 
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器： 可使用 0.1µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。
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引脚排列图特　　点

10V输入、300mA的电压稳压器 S-1133 系列

● 低消耗电流： 60µA 典型值，90µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.2～ 6.0V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 可在外部设定输出电压： 1.8～ 8.2V (可任意选择 )
  (S-1133B00/S-1133A00)
● 高输出电压精度： ±1.0％精度 (1.2～ 1.4V输出产品 :±15mV精度 )
● 输出电流： 可输出 300mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*2

● 输入输出电压差： 130mV 典型值 (3.0V输出产品，IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=1.2V时 )
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路 
● 内置热敏关闭电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器：可使用 1.0µF以上的陶瓷电容器 *1

 *1. 输出电压值在 1.7V以下的产品 ,可使用 2.2µF以上的陶瓷电容器。
 *2. 请注意在大电流输出时的封装容许功耗。
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*1．虽然引脚号 1和 2在内部相连，使用时请务必在最短的距离内进行短路。
*2．虽然引脚号 7和 8在内部相连，使用时请务必在最短的距离内进行短路。

特　　点 引脚排列图

5.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1135 系列

特　　点

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用1.0µF以上 
   的陶瓷电容器

● 宽输入电压范围：  1.5～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  160mV 典型值
     (2.6V输出产品，IOUT=300mA时)
● 消耗电流少：工作时： 45µA 典型值，65µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：可输出300mA (3.0V输出产品，VIN=4V时)*1

● 高纹波抑制率：  70dB 典型值 (1.0kHz，VOUT=1.0V时)
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置电源开/关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择上拉/下拉电阻
 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图
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带软启动功能、5.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1137 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.2～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用1.0µF以上的 
   陶瓷电容器

● 宽输入电压范围：  1.7～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.2～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  210mV 典型值
     (2.8V输出产品，IOUT=300mA时)
● 消耗电流少：工作时： 45µA 典型值，65µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：可输出300mA (3.0V输出产品，VIN=4V时)*1

● 内置通过外接电容器设置的软启动电路：
              软启动时间：0.7ms 典型值（CSS=1.0nF）
● 高纹波抑制率：  70dB 典型值 (1.0kHz时)
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置电源开/关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 可选择放电分路功能
● 可选择下拉电阻

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点
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5  VIN

5

1 2 3

4

1  VIN
2  VSS
3  ON/OFF
4  SSC
5  VOUT

SOT-23-5
顶视图

1  VOUT
2  VSS
3  SSC
4  ON/OFF
5  VSS
6  VIN

SNT-6A(H)
顶视图

1

2

3

6

5

4

1 2 3

5 4

5.5V输入、300mA的电压稳压器 S-1333 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用1.0µF以上的      
                                陶瓷电容器
● 输入电压：  1.5～ 5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～ 1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  160mV 典型值
     (2.8V输出产品、IOUT=100mA时 )
● 消耗电流少：工作时： 25µA 典型值，38µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：   可输出 300mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

● 纹波抑制率：  75dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=1.6V时 )
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：  防止因发热引起对产品的破坏
● 内置电源开 /关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 内置放电分路功能
● 可选择下拉电阻 

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

引脚排列图特　　点

HSNT-4(0808)
顶视图

5

1 2 3

4

1  VIN
2  VSS
3  ON/OFF
4  NC
5  VOUT

SOT-23-5
顶视图

HSNT-4(1010)
顶视图

4

3

1

2

1 VOUT
2 VSS
3 ON/OFF
4 VIN

1  VOUT
2  VSS
3  ON/OFF
4  VIN

4

3

1

2
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5.5V输入、500mA的电压稳压器 S-1155 系列

SOT-89-5 顶视图

1  ON/OFF
2  VSS
3  NC
4  VIN
5  VOUT

1 2 3

5 4

特　　点 引脚排列图

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～5.0V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用4.7µF以上的 
   陶瓷电容器

● 输入电压：  1.5～ 5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～ 1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  70mV 典型值 (3.0V输出产品、IOUT=200mA时 )
● 消耗电流少：工作时： 70µA 典型值，90µA 最大值（3.0V输出产品）
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：可输出 500mA (3.0V输出产品 , VIN=4V时 )*1

● 高纹波抑制率：  70dB 典型值 (1.0kHz，VOUT=1.0V时 )
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：  防止因发热而引起的对产品的破坏
● 内置突进电流控制电路： 限制电源启动时过大的突进电流
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

6.5V输入、800mA的电压稳压器 S-1170 系列

● 低消耗电流： 80µA 典型值，160µA 最大值 (工作时 )
  0.1µA 典型值，1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 800mA (3.0V输出产品，VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 120mV 典型值 (3.0V输出产品，IOUT=300mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=3.0V)
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路 
● 内置热敏关闭电路
● 输入 /输出电容器：可使用 4.7µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

SOT-89-5 顶视图 6-Pin HSON(A) 顶视图

1  ON/OFF
2  VSS
3  NC
4  VIN
5  VOUT

1  VOUT
2  VOUT
3  ON/OFF
4  VSS
5  VIN
6  VIN

1 2 3

5 4
56 4

21 3

引脚排列图特　　点

5.5V输入、1000mA的电压稳压器 S-1172 系列

SOT-89-5 顶视图 HSOP-6 顶视图

1  ON/OFF
2  VSS
3  NC
4  VIN
5  VOUT

1  VOUT
2  VSS
3  ON/OFF
4  NC
5  VSS
6  VIN

1 2 3

5 4 4 5 6 

3 2 1 

特　　点 引脚排列图

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～5.0V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用4.7µF以上的 
   陶瓷电容器

● 输入电压：  1.5～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  70mV 典型值 (3.0V输出产品，IOUT=300mA时)
● 消耗电流少：工作时： 70µA 典型值，90µA 最大值（3.0V输出产品）
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：可输出1000mA (3.0V输出产品，VIN=4V时)*1

● 高纹波抑制率：  70dB 典型值 (1.0kHz，VOUT=1.0V时)
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流

● 内置热敏关闭电路：  防止因发热而引起的对产品的破坏

● 内置突进电流控制电路： 限制电源启动时过大的突进电流
● 内置电源开/关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”

 *1. 请注意在大电流输出时的封装容许功耗。
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5.5V输入、1000mA的电压稳压器 S-13A1 系列

● 可详细地选择输出电压： 可以在1.0～3.5V的范围内，以0.05V为 
   进阶单位来进行选择

● 可在外部设定输出电压：   1.05~5.0V（可任意选择）
                               （仅限HSOP-8A，HSOP-6，SOT-89-5）
● 可使用低等效串联电阻电容器： 输入输出电容器能够使用2.2µF以上      
                                的陶瓷电容器
● 输入电压：  1.5～5.5V
● 输出电压精度高：  ±1.0%精度 (1.0～1.45V输出产品：±15mV)
● 输入输出电压差小：  70mV 典型值
     (3.0V输出产品、IOUT=300mA时)
● 消耗电流少：工作时： 60µA 典型值，90µA 最大值
              休眠时： 0.1µA 典型值，1.0µA 最大值
● 输出电流：   可输出1000mA (3.0V输出产品,VIN=4V时)*1

● 纹波抑制率：  70dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=1.1V时)
● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：  防止因发热引起对产品的破坏
● 内置突入电流限制电路 :   限制电源启动时过大的突入电流

   HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5的输出
	 	 	 电压内部设定产品可通过外部电阻改变
	 	 	 突入电流限制时间 0.7ms(典型值)

     (HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5的输出
     电压内部设定产品、CSS=1.0nF时)
                            突入电流限制时间0.4ms (典型值)
                            (HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5的输出
     电压内部设定产品、SSC端子="开"时)
                            突入电流限制时间0.4ms(典型值)

                            (HSOP-8A, HSOP-6, SOT-89-5的输出
   电压外部设定产品、HSNT-6A*2的输出
   电压内部设定产品)

● 内置电源开/关控制电路： 可延长电池的使用寿命
● 内置放电分路功能
● 可选择下拉电阻 

 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。
*2.  无输出电压外部设定产品。

引脚排列图特　　点

输出电压内部设定产品 输出电压外部设定产品
1 VOUT VOUT
2 VSS VSS
3 ON/OFF VADJ
4 SSC ON/OFF
5 VSS VSS
6 VIN VIN

 输出电压内部设定产品*1

1 VOUT*2 
2 VOUT*2 
3 ON/OFF 
4 VSS 
5 VIN*3 
6 VIN*3

HSNT-6A
顶视图 

1 

2 

3 4 

6 

5 

SOT-89-5
顶视图

输出电压内部设定产品 输出电压外部设定产品
1 ON/OFF VADJ
2 VSS VSS
3 SSC ON/OFF
4 VIN VIN
5 VOUT VOUT

1 2 3

5 4

*1. 无输出电压外部设定产品。
*2. 虽然引脚号1和2在内部相连，使用时请务必在最短的距离内进行短路。
*3. 虽然引脚号5和6在内部相连，使用时请务必在最短的距离内进行短路。

HSOP-6
顶视图

4 5 6 

3 2 1 

HSOP-8A
顶视图 

 输出电压内部设定产品 输出电压外部设定产品
1 VOUT VOUT
2 ON/OFF VADJ
3 NC NC
4 VSS VSS
5 SSC ON/OFF
6 NC NC
7 NC NC
8 VIN VIN

8

5

6

7

1

4

3

2
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S-812C 系列16V输入、75mA的电压稳压器

● 低消耗电流： 1.0µA 典型值 , 1.8µA 最大值
   (3.0V输出产品 ,工作时 )
● 输出电压范围： 2.0～ 6.0V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 输出电压精度： ±2.0％精度
● 输入电压： 16V 最大值
● 输出电流： 可输出 50mA（3.0V输出产品 ,VIN=5V时 )*1

   可输出 75mA（5.0V输出产品 ,VIN=7V时 )*1

● 输入输出电压差：120mV 典型值 (5.0V输出产品 , IOUT=10mA时 )
● 输出电容器： 可使用陶瓷电容器
● 内置电源开 /关控制电路 ： 可选择有无电源开 /关控制功能、稳压器的动态“H”/“L”
● 内置短路保护电路：可选择功能的有、无
   短路电流 40mA 典型值 (有此功能的情况下 )
 *1.  请注意在大电流输出时的封装容许功耗。

SOT-23-5  顶视图

1

4

3

5

2

1  VSS
2  VIN
3  VOUT
4  NC
5  ON/OFF(NC＊1)

TO-92

标记面

1 2 3

1  VSS
2  VIN
3  VOUT

底视图

1  VSS
2  VIN
3  VOUT    

1 32

SOT-89-3  顶视图 

SOT-89-5  顶视图

1  VOUT
2  VIN
3  VSS
4  ON/OFF(NC＊1)
5  NC

SNT-6A(H)  顶视图

1  NC
2  VIN
3  VOUT
4  VSS
5  VIN
6  ON/OFF

1

2

3

6

5

4

1 2 3

5 4

A1 A2

B1 B2

A2 A1

B2 B1

WLP-4R
顶视图 底视图

A1  VOUT
B1  VIN
A2  VSS
B2  ON/OFF

*1．无电源开 /关控制功能的产品。

引脚排列图特　　点

4

1 2

3

1  VSS
2  VIN
3  VOUT
4  NC

SC-82AB
顶视图

SOT-23-5
顶视图

1

4

3

5

2

1  VSS
2  VIN
3  VOUT
4  NC
5  NC

TO-92

标记面

1 2 3

1  VSS
2  VIN
3  VOUT

底视图

1  VSS
2  VIN
3  VOUT    

顶视图

1 32

SOT-89-3

SNT-4A
顶视图

1  VOUT
2  VIN
3  VSS
4  NC

1

2

4

3

10V输入、75mA的电压稳压器 S-817 系列

● 低消耗电流： 1.2µA 典型值，2.5µA 最大值 (工作时 )
● 输出电压： 1.1～ 6.0V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 输出电压精度： ±2.0％精度
● 输入电压： 10V 最大值
● 输出电流： 可输出 50mA（3.0V输出产品，VIN=5V时 )*1

   可输出 75mA（5.0V输出产品，VIN=7V时 )*1

● 输入输出电压差： 160mV 典型值（5.0V输出产品 , IOUT=10mA时）
● 可使用低等效串联电阻电容器：可使用 0.1µF以上的陶瓷电容器
● 内置短路保护电路： 限 A系列
● 输入稳定度良好： 在低负载 (1µA)条件下 ,也能稳定工作
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

特　　点 引脚排列图
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S-816 系列

● 低消耗电流： 30µA 典型值，40µA 最大值 (工作时 )
  1µA 最大值 (休眠时 )
● 输入电压： 16V 最大值
● 输出电压精度： ±2.0％精度
● 输出电压范围： 2.5～ 6.0V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 内置开 /关控制电路
● 内置源电流源 (10µA),基极和发射极之间不需要电阻
● 备有过电流 (基极电流 )保护功能

外接晶体管型、16V输入、1000mA的电压稳压器

SOT-23-5
  顶视图

1

4

3

5

2

1  EXT
2  VSS
3  ON/OFF
4  VIN
5  VOUT

特　　点 引脚排列图

带复位功能、24V输入、50mA的电压稳压器

● 输出电压范围：  2.5～ 5.8V (进阶单位为 0.1V)
● 输出电压精度：  ±2.4％
● 检测电压范围：  2.1～ 11.3V (进阶单位为 0.1V)
● 检测电压精度：  ±2.4％（S-87xxxxF系列的解除电压为±1.1％）
● 低输入输出电压差：  0.15V 典型值 (IOUT=30mA，VOUT=5.0V时）
    0.45V 典型值 (IOUT=30mA，VOUT=3.0V时）
● 超低消耗电流：  8µA 最大值 (工作时 )
    3.5µA 最大值 (休眠时 )
    （仅限 S-87xxxxC/E/G系列）
● 宽工作电压范围：  24V 最大值
● 宽工作温度范围：  −40～ +85℃
● 内置延迟电路或开 /关控制电路
 ・延迟时间：  27ms 典型值 (S-87xxxxA/B/F系列，CD=4.7nF）
● 内置短路保护电路

S-87x 系列

SOT-89-5
顶视图

1  VOUT

5  VIN

2  VSS
3  CD(VPF, SENSE)
4  VOR

1 2 3

5 4

特　　点 引脚排列图

10V输入、300mA的电压稳压器 S-818 系列

● 低消耗电流： 30µA典型值，40µA 最大值 (工作时 )
   100nA 典型值，500nA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 2.0～ 6.0V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 输出电压精度： ±2.0％精度
● 输入电压： 10V 最大值
● 输出电流： 可输出 200mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

   可输出 300mA (5.0V输出产品 ,VIN=6V时 )*1

● 输入输出电压差： 170mV 典型值 (5.0V输出产品，IOUT=60mA时）
● 内置开 /关控制电路
● 可使用低等效串联电阻电容器： 可使用 2µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-89-5
顶视图

1  VOUT
2  VSS
3  NC
4  ON/OFF
5  VIN

5

1 2 3

4

1  VIN
2  VSS
3  ON/OFF
4  NC
5  VOUT

SOT-23-5
顶视图

1 2 3

5 4

特　　点 引脚排列图
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S-1740/1741 系列

【整体】
● 低消耗电流： 0.5µA 典型值 (工作时 )

【稳压器部分】
● 输出电压： 1.0～ 3.5V (以 0.05V为进阶单位来选择 )
● 输入电压： VIN=1.5～ 5.5V
● 高输出电压精度： ±1.0％ (1.0～ 1.45输出产品：±15mV) 

 (Ta=＋ 25℃ )
● 输入输出电压差： 20mV 典型值（2.5V输出产品，IOUT=10mA时 )
  (Ta=＋ 25℃ )
● 工作时消耗电流： ISS1=0.35µA 典型值 (Ta=＋ 25℃ )
● 输出电流： 可输出 100mA（VIN≥ VOUT(S)+1.0V时）*1

● 输入电容器： 可使用陶瓷电容器 (1.0µF以上 )
● 输出电容器： 可使用陶瓷电容器 (1.0µF～ 100µF)
● 内置过电流保护电路： 可限制输出晶体管的过电流

【电源分压部分】
● 输出电压： VPMOUT=VIN/2 (S-1740系列 )
  VPMOUT=VIN/3 (S-1741系列 )
● 工作时消耗电流： ISS1P=0.15µA 典型值 (Ta=＋ 25℃ )
● 输出电容器： 可使用陶瓷电容器 (100nF～ 220nF)
● 内置有效电路： 可延长电池的使用寿命
　*1.   请注意在输出大电流时不要超过封装的容许功耗。

1 2 3

5 4

SOT-23-5
顶视图

 A/C型
1 VIN
2 VSS
3 PMEN
4 PMOUT
5 VOUT

 A/C型
1 VOUT
2 VSS
3 PMOUT
4 PMEN
5 NC
6 VIN

HSNT-4(1010)
顶视图

4

3

1

2

 G型
1 VOUT
2 VSS
3 PMOUT
4 VIN

HSNT-6(1212)
顶视图

1

2

3

6

5

4

特　　点 引脚排列图

带电源分压输出功能、5.5V输入、100mA的电压稳压器

带复位功能、6.5V输入、400mA的电压稳压器 S-1701 系列

【整体】
● 低消耗电流： 85µA 典型值，110µA 最大值 (工作时 )

 【稳压器部分】
● 输出电压： 1.5～ 5.0V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 工作电压范围： 2.0～ 6.5V
● 输出电流： 可输出 400mA (3.0V输出产品，VIN=5V时 )*1

● 输入输出电压差： 140mV 典型值（3.0V输出产品，IOUT=100mA时 )
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz，VOUT=3.0V时 )
● 内置电源开 /关控制电路：可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路 
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器：可使用 1.0µF以上的陶瓷电容器

 【检测器部分】
● 检测电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高检测电压精度： ±1.0％精度
● 工作电压范围： 0.8～ 6.5V
● 输出方式： N沟道开路漏极输出动态“L”
● 不需要外接延迟用电容器
● 3种延迟时间： 无延迟 (60µs）、50ms、100ms
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-23-5
顶视图

SOT-89-5
顶视图

 A～M型 N～T型 U～Z型
1 VIN VIN VIN
2 VSS VSS VSS
3 VOUT VOUT VOUT
4 VDOUT VDOUT VDOUT
5 ON/OFF SENSE NC

 A～M型 N～T型 U～Z型
1 VIN VIN VIN
2 VSS VSS VSS
3 ON/OFF SENSE NC
4 VDOUT VDOUT VDOUT
5 VOUT VOUT VOUT

1 2 3

5 4

1 2 3

5 4

特　　点 引脚排列图
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双电路、6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1711 系列

● 低消耗电流： 70µA 典型值 , 90µA 最大值 (工作时 )
 (每个电路 ) 0.1µA 典型值 , 1µA 最大值 (休眠时 )
● 输出电压： 1.5～ 5.5V (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 , VIN=4V时 )*1

● 输入输出电压差： 200mV 典型值 (3.0V输出产品 , IOUT=150mA时）
● 纹波抑制率： 70dB 典型值 (f=1kHz, VOUT=3.0V时）
● 内置电源开 /关控制电路：可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 可选择放电分流功能
● 内置过电流保护电路
● 可使用低等效串联电阻电容器
● 输入 /输出电容器：可使用 1.0µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

SOT-23-6
顶视图
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3

6 5

2

1  VOUT1
2  VIN
3  VOUT2
4  ON/OFF2
5  VSS
6  ON/OFF1

1  VOUT1
2  VIN
3  VOUT2
4  ON/OFF2
5  VSS
6  ON/OFF1

SNT-6A
 顶视图

1

2

3

6

5

4

特　　点 引脚排列图

双电路、6.5V输入、150mA的电压稳压器 S-1721 系列

●  低消耗电流： 25µA 典型值，45µA 最大值（工作时，3.0V输出产品）
  (每个电路 ) 0.1µA 典型值，1µA 最大值（休眠时）
●  输出电压： 1.2～ 5.0V (以 0.05V为进阶单位来选择 )
● 高输出电压精度： ±1.0％精度
● 输出电流： 可输出 150mA (3.0V输出产品 ,VIN=4V时 )*1

●  输入输出电压差： 130mV 典型值 (3.0V输出产品 ,IOUT=100mA时）
●  纹波抑制率： 80dB 典型值（f=1kHz，VOUT不足 1.8V输出产品）
● 内置电源开 /关控制电路： 可选择稳压器的动态“H”/“L”
● 内置过电流保护电路
● 输入 /输出电容器： 可使用 1.0µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

特　　点 引脚排列图

SOT-23-6
顶视图
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6 5
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1  ON/OFF2
2  VIN
3  ON/OFF1
4  VSS
5  VOUT1
6  VOUT2

1  ON/OFF1
2  VIN
3  ON/OFF2
4  VOUT2
5  VSS
6  VOUT1

SNT-6A
顶视图
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4

双电路、带延迟功能、5.5V输入、150mA的电压稳压器 S-13D1 系列

● 低消耗电流： 工作时: 39µA (典型值)、58µA (最大值)
    (每个电路) 休眠时: 0.1µA (典型值)、1.0µA (最大值)
● 输出电压： 在1.0～3.6V的范围内，可以0.05V为进阶单位来选择
●  输入电压： 1.5～5.5V
● 高输出电压精度： ±1.0％精度(输出为1.0～1.45V的产品 :±15mV)
● 输出电流： 可输出150mA (3.0V输出产品，VIN=4V时) *1 

●  输入输出电压差 :  80mV (典型值) (2.8V输出产品，IOUT=100mA时)
●  高纹波抑制率： 70dB  (典型值) (1.0kHz，VOUT=3.6V时）
● 内置电源开/关控制电路： 能够延长电池的使用寿命
● 可选择放电分流功能
● 内置过电流保护电路
● 可选择下拉恒定电流
● 内置热敏关闭电路
● 可选择延迟功能
● 输入/输出电容器：可使用0.22µF以上的陶瓷电容器
 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

特　　点 引脚排列图

SOT-23-6
顶视图
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1  ON/OFF1
2  VIN
3  ON/OFF2
4  VOUT2
5  VSS
6  VOUT1

1  VOUT1
2  VOUT2
3  VSS
4  ON/OFF2
5  VIN
6  ON/OFF1

HSNT-6(1212)
 顶视图
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28V输入、200mA的电压稳压器  S-1222B/D 系列

特　　点 引脚排列图

● 可详细地选择输出电压：   可以在2.3～ 12.0V的范围内，以0.1V
为进阶单位来选择

● 可使用低等效串联电阻电容器
输入电容器 ：  可以使用陶瓷电容器 （1.0µF以上）
输出电容器 ： 可以使用陶瓷电容器 （1.0～100µF）

● 输入电压： 3.0～ 28V
● 高输出电压精度： ±1.0%精度（Ta=25℃）
● 消耗电流少：

工作时：  6.5µA 典型值（Ta=25℃）
休眠时：  0.1µA 典型值（Ta=25℃）

● 输出电流： 可输出200mA（VIN≥VOUT(S)+2.0V时）*1

● 内置过载电流保护电路：限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：检测温度165℃ 典型值
● 内置ON / OFF控制电路：能够延长电池的使用寿命
● 内置放电分路电路： 在休眠时释放出输出电容器的电荷 
                            (RLOW＝ 70kΩ 典型值 )
　*1.   请注意在输出大电流时不要超过 IC的容许功耗。

HSOP-6
顶视图

1  VOUT
2  VSS
3  ON/OFF
4  NC
5  VSS
6  VIN

1  VOUT
2  NC
3  NC
4  ON/OFF
5  VSS
6  NC
7  NC
8  VIN

1  VIN
2  VSS
3  NC
4  ON/OFF
5  VOUT

1  NC
2  VSS
3  VIN
4  VOUT
5  ON/OFF

4 5 6 

3 2 1 

1 2 3

5 4

SOT-23-5
顶视图

SOT-89-5
顶视图
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5 4

HSOP-8A
顶视图
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TO-252-5S(A)
顶视图

1  VOUT
2  ON/OFF
3  VSS
4  NC
5  VIN

1  VOUT
2  NC
3  NC
4  ON/OFF
5  VSS
6  NC
7  NC
8  VIN

HTMSOP-8
顶视图

DFN-6(1518)A
顶视图
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50V输入、200mA的电压稳压器 S-1142 系列

特　　点

● 可详细地选择输出电压：   可以在2.0～ 15.0V的范围内，以0.1V
为进阶单位来选择

● 可使用低等效串联电阻电容器 输入输出电容器能够使用 0.1µF以
上的陶瓷电容器

● 输入电压：  3.0～ 50V
● 高输出电压精度： ±1.0%精度（Tj=25℃）、
   ±3.0%精度（Tj=−40～＋105℃）
● 消耗电流少： 工作时：4.0µA 典型值、9.0µA 最大值
                （Ta=−40～＋85℃）
  休眠时：0.1µA 典型值、1.0µA 最大值
                （Ta=−40～＋85℃）
● 输出电流： 可输出200mA (3.0V输出产品, VIN=5V时) *1 

● 内置过电流保护电路： 限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路： 防止因发热引起的对产品的破坏
● 内置电源开/关控制电路： 能够延长电池的使用寿命

 *1.  请注意在输出大电流时的封装容许功耗。

引脚排列图

HSOP-6 顶视图

1  VOUT
2  VSS
3  ON/OFF
4  NC
5  VSS
6  VIN

4 5 6 

3 2 1 

工作温度 105℃、36V输入、250mA的电压稳压器  S-1212B/D 系列

特　　点 引脚排列图

● 可详细地选择输出电压：   可以在2.5～ 16.0V的范围内，以0.1V
为进阶单位来选择

● 可使用低等效串联电阻电容器
输入电容器 ：  可以使用陶瓷电容器 （1.0µF以上）
输出电容器 ： 可以使用陶瓷电容器 （1.0～100µF）

● 输入电压： 3.0～ 36V
● 高输出电压精度： ±2.0%精度（Ta=25℃）
● 消耗电流少：

工作时：  6.5µA 典型值（Ta=25℃）
休眠时：  0.1µA 典型值（Ta=25℃）

● 输出电流： 可输出250mA（VIN≥VOUT(S)+2.0V时）*1

● 内置过载电流保护电路：限制输出晶体管的过载电流
● 内置热敏关闭电路：检测温度165℃ 典型值
● 内置ON / OFF控制电路：能够延长电池的使用寿命
● 内置放电分路电路： 在休眠时释放出输出电容器的电荷 
                            (RLOW＝ 70kΩ 典型值 )
　*1.   请注意在输出大电流时不要超过 IC的容许功耗。

HSOP-6
顶视图
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2  VSS
3  ON/OFF
4  NC
5  VSS
6  VIN

1  VOUT
2  NC
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4  ON/OFF
5  VSS
6  NC
7  NC
8  VIN

1  VIN
2  VSS
3  NC
4  ON/OFF
5  VOUT

1  NC
2  VSS
3  VIN
4  VOUT
5  ON/OFF

4 5 6 

3 2 1 

1 2 3

5 4

SOT-23-5
顶视图

SOT-89-5
顶视图
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HSOP-8A
顶视图
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顶视图
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顶视图

1

2

3

4

8

7

6

5

3

51 42



33CMOS IC 2019

电源管理 IC 电压检测器

定
时
器

IC
 /

 A
S

S
P

放
大
器

传
感
器

存
储
器

電
电
源
管
理

IC
目
　
录

电
源
顺
序
控
制
器

实
时
时
钟

运
算
放
大
器

比
较
器

微
弱
信
号
检
测

IC
磁
性
传
感
器

IC
温
度
传
感
器

IC
紫
外
线
传
感
器

E
2 P

R
O

M
电
池
保
护

IC
复
　
合

升
压
型
充
电
泵

D
C

-D
C
控
制
器
看
门
狗
定
时
器

电
压
检
测
器

电
压
稳
压
器

　产品一览

产品名称 特点
解除延迟
时间

检测电压
范围

检测电压
进阶单位

检测电压
精度

消耗电流
（典型值）

工作电压
范围

工作温度
范围

封装

页

S
N

T-
4A

S
N

T-
6A

S
C

-8
2A

B

S
O

T-
23

-5

S
O

T-
23

-6

S
O

T-
89

-3

TO
-9

2

S-1000
VDD检测、
350nA超低消耗电流 

无延迟 1.5～4.6V 0.1V ±1.0% 350nA 0.95～5.5V -40～+85℃ ● ● ● 34

S-808xxC
（-VDET≤1.4V） VDD检测、

检测电压范围广

无延迟 0.8～1.4V 0.1V ±2.0% 1.3µA 0.65～5.0V -40～+85℃ ● ●

34
S-808xxC
（-VDET≥1.5V）

无延迟 1.5～6.0V 0.1V ±2.0% 0.8µA 0.95～10V -40～+85℃ ● ● ● ● ●

S-1009
VDD检测、
270nA超低消耗电流

外部设定 0.8～4.6V 0.1V ±0.5％注2 270nA注5 0.6～10V注6 -40～+85℃注7 ● ● ● 35

S-809xxC
（-VDET≤1.4V） VDD检测、

外部设定解除延迟时间 

外部设定 1.3～1.4V 0.1V ±2.0% 1.0µA 0.7～10V -40～+85℃ ● ● ●

35
S-809xxC
（-VDET≥1.5V）

外部设定 1.5～6.0V 0.1V ±2.0% 1.1µA 0.7～10V -40～+85℃ ● ● ●

S-801
VDD检测、
内部设定解除延迟时间

内部设定 2.2～6.0V 0.1V ±2.0% 1.3µA 0.95～10V -40～+85℃ ● ● 35

S-1003 VDD检测、手动复位 外部设定 1.2～5.0V 0.1V ±1.0％注3 500nA 0.95～10V -40～+85℃ ● ● 36

S-1002 SENSE检测 无延迟 1.0～5.0V 0.1V ±1.0％注3 500nA 0.95～10V -40～+85℃ ● ● 36

S-1004 SENSE检测 外部设定 1.0～5.0V 0.1V ±1.0％注3 500nA 0.95～10V -40～+85℃ ● ● 36

S-1011A/C/J/L VDD检测、高耐压 外部设定注1 3.6～10.0V 0.05V ±1.5％注4 600nA 1.8 ～36V -40～+85℃ ●
36

S-1011E/G/N/Q SENSE检测、高耐压 外部设定注1 3.0～10.0V 0.05V ±1.5％注4 550nA 3.0～36V -40～+85℃ ●

注1： 可外部设定检测延迟时间
注2： 检测电压≥2.4V的产品
注3： 检测电压≥2.2V的产品
注4： 检测电压≥5.0V的产品
注5： 1.2V≤-VDET＜2.3V
注6： CMOS输出产品
注7： 另备有+105℃产品，详情请向本公司营业部咨询。
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S-808xxC 系列电压检测器

SC-82AB  顶视图
4 3

1 2

1   OUT
2   VDD
3   NC
4   VSS

TO-92

标记面

1 2 3

1   OUT
2   VDD
3   VSS

底视图

1   OUT
2   VDD
3   VSS

顶视图

1 32

SOT-89-3

SOT-23-5   顶视图

1   OUT
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5   NC
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SNT-4A   顶视图
1   OUT
2   VSS
3   NC
4   VDD

1
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4

3

引脚排列图特　　点

● 超低消耗电流： 1.3µA 典型值（检测电压 1.4V 典型值 以下产品、VDD=1.5V时）
  0.8µA 典型值（检测电压 1.5V 典型值 以上产品、VDD=3.5V时）

● 高精度检测电压： ±2.0％精度
● 工作电压范围： 0.65～ 5.0V（检测电压 1.4V 典型值 以下产品）

  0.95～ 10.0V（检测电压 1.5V 典型值 以上产品）
● 滞后特性： 5％ 典型值
● 检测电压： 0.8～ 6.0V（进阶单位为 0.1V）
● 输出方式： N沟道开路漏极输出动态 “L”

  CMOS输出动态 “L”

S-1000 系列电压检测器

特　　点

● 超低消耗电流： 350nA (0.35µA) 典型值
   (VDD=检测电压 +1.5V时 )
● 高精度检测电压： ±1.0％精度
● 工作电压范围： 0.95～ 5.5V
● 滞后特性： 5％ 典型值
● 检测电压： 1.5～ 4.6V（进阶单位为 0.1V）
● 输出方式： N沟道开路漏极输出动态 “L”
  CMOS输出动态 “L”

SNT-4A
顶视图

1  OUT
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3  VSS
4  NC
5  NC

SOT-23-5
顶视图
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SC-82AB
顶视图
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引脚排列图
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S-809xxC 系列带延迟功能 (外部设定延迟时间 ) 的电压检测器

SNT-4A  顶视图 SC-82AB   顶视图
4 3

1 2
1   VSS
2   VDD
3   CD
4   OUT

1   VSS
2   OUT
3   CD
4   VDD

SOT-23-5  顶视图

1

4

3

5

2
1   OUT
2   VDD
3   VSS
4   NC
5   CD

1

2

4

3

引脚排列图特　　点

● 超低消耗电流: 1.0µA 典型值 (检测电压1.4V(典型值)以下产品,VDD=2.0V时)
   1.1µA 典型值 (检测电压1.5V(典型值)以上产品,VDD=3.5V时)
● 高精度检测电压: ±2.0％精度
● 工作电压范围: 0.7～10.0V
● 滞后特性: 5％ 典型值
● 检测电压 : 1.3～ 6.0V (进阶单位为 0.1V)
● 输出方式 : N沟道开路漏极输出动态 “L”
   CMOS输出动态 “L”

S-1009 系列带延迟功能 (外部设定延迟时间 ) 、0.27µA消耗电流的电压检测器

特　　点

● 超低消耗电流： 270nA (0.27µA) 典型值
   (1.2V≤ −VDET＜ 2.3V)
● 超高精度检测电压： ±0.5％（2.4V≤ −VDET≤ 4.6V）
                            ±12mV（0.8V≤ −VDET＜ 2.4V）
● 工作电压范围： 0.6～ 10.0V(CMOS输出产品 )
● 滞后特性： 5％ ±1％
● 延迟时间精度： ±15％（CD=4.7nF）
● 检测电压： 0.8～ 4.6V（进阶单位为 0.1V）
● 输出方式： N沟道开路漏极输出动态 “L”  

  CMOS输出动态 “L””

1  OUT
2  VDD
3  VSS
4  NC
5  CD

SOT-23-5
顶视图
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SC-82AB
顶视图

4 3

1 2

1  VSS
2  VDD
3  CD
4  OUT

SNT-4A
顶视图

1  VSS
2  OUT
3  CD
4  VDD

1

2

4

3

引脚排列图

S-801 系列带延迟功能 (内部设定延迟时间 ) 的电压检测器

SNT-4A 顶视图

1   DS
2   VSS
3   NC
4   OUT
5   VDD

SOT-23-5 顶视图
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2

1   VSS
2   DS
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4   OUT

1

2

4

3

引脚排列图特　　点

● 超低消耗电流 :  1.3µA 典型值 (VDD=3.5V时 )
● 高精度检测电压 :  ±2.0％精度
● 滞后特性 :  60mV 典型值
● 3种延迟时间 :  50ms 典型值 (A系列 )
    100ms 典型值 (B系列 )
    200ms 典型值 (C系列 )
● 备有延迟时间的 ON/OFF切换功能 (DS端子 )
● 工作电压范围 :  0.95～ 10.0V
● 检测电压 :  2.2～ 6.0V (进阶单位为 0.1V)
● 输出方式 :  N沟道开路漏极输出动态 “L”
    CMOS输出动态 “L”



36 CMOS IC 2019

电源管理 IC 电压检测器

S-1002 系列SENSE输入型电压检测器

特　　点

● 超低消耗电流： 500nA 典型值
● 高精度检测电压： ±1.0％ (2.2V≤ −VDET≤ 5.0V)
   ±22mV (1.0V≤ −VDET＜ 2.2V)
● 工作电压范围： 0.95～ 10.0V
● 滞后特性： 5％ ±2%
● 检测电压： 1.0～ 5.0V（进阶单位为 0.1V）
● 输出方式： N沟道开路漏极输出动态 “L”
  CMOS输出动态 “L”

引脚排列图

NA/CA型

1  OUT
2  VDD
3  VSS
4  NC
5  SENSE

NB/CB型

OUT
VSS
VDD
SENSE
NC

SOT-23-5
顶视图

1

4

3

5

2

SC-82AB
顶视图

4 3

1 2

NB/CB型
1  SENSE
2  VDD
3  OUT
4  VSS

S-1004 系列SENSE输入型、带延迟功能
(外部设定延迟时间 ) 的电压检测器

特　　点

● 超低消耗电流： 500nA 典型值
● 高精度检测电压： ±1.0％ (2.2V≤ −VDET≤ 5.0V)
   ±22mV (1.0V≤ −VDET＜ 2.2V)
● 工作电压范围： 0.95～ 10.0V
● 滞后特性： 5％ ±2%
● 延迟时间精度： ±15%（CD＝ 4.7nF）
● 检测电压： 1.0～ 5.0V（进阶单位为 0.1V）
● 输出方式： N沟道开路漏极输出动态 “L”
  CMOS输出动态 “L”

引脚排列图

NA/CA型

1  OUT
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顶视图
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顶视图

1

2

3

6

5

4

S-1003 系列手动复位、带延迟功能 (外部设定延迟时间 ) 的电压检测器

特　　点

● 超低消耗电流： 500nA (0.5µA) 典型值
● 高精度检测电压： ±1.0％ (2.2V≤ −VDET≤ 5.0V)
   ±22mV (1.2V≤ −VDET＜ 2.2V)
● 工作电压范围： 0.95～ 10.0V
● 滞后特性： 5％ ±2%
● 延迟时间精度： ±15% (CD=4.7nF)
● 检测电压： 1.2～ 5.0V（进阶单位为 0.1V）
● 输出方式： N沟道开路漏极输出动态 “L”
  CMOS输出动态 “L”
● 手动复位功能 : MR端子逻辑动态 “L”、动态 “H”

引脚排列图
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2  VSS
3  MR
4  OUT
5  VDD

SOT-23-5
顶视图
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顶视图
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S-1011 系列SENSE输入型、带延迟功能 (外部设定延迟时间 )、36V的电压检测器

特　　点

● 超低消耗电流： 600nA 典型值
● 高精度检测电压： ±1.5% （A/C/E/G型）
● 工作电压范围： 1.8～ 36.0V
● 滞后特性： 可选择 "有 " (5.0% (典型值 )) / "无 "
● 检测延迟时间精度： ±20% （CN＝ 3.3nF）
● 解除延迟时间精度： ±20% （CP＝ 3.3nF）
● 检测电压： 3.0～ 10.0V （以 0.05V为进阶单位）
   （SENSE检测产品） 

  3.6～ 10.0V （以 0.05V为进阶单位） 
  （VDD检测产品）

● 输出方式： N沟道开路漏极输出

引脚排列图

A/C/J/L型
（VDD检测产品）

1  VDD
2  NC
3  OUT
4  CP
5  VSS
6  CN

E/G/N/Q型
（SENSE检测产品）

VDD
SENSE
OUT
CP
VSS
CN

SOT-23-6
顶视图
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2
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S-1410/1411 系列工作温度105℃、带复位功能、
3.8µA消耗电流的看门狗定时器

特　　点

● 检测电压： 2.0～5.0V（进阶单位为0.1V）
● 检测电压精度： ±1.5%
● 输入电压 : VDD＝0.9～6.0V
● 滞后幅度 : 5% (典型值)
● 消耗电流 : 3.8μA (典型值)
● 复位超时时间 : 14.5ms (典型值)（CPOR＝2200pF）
● 可切换看门狗工作 : "启用"、"禁用"
● 看门狗工作电压范围 : 2.5～6.0V
● 看门狗模式切换功能*1：超时模式、窗口模式
● 可选择看门狗输入边缘 :  上升边缘、下降边缘、上升下降双边缘
● 可选择产品类型 :  S-1410系列
  （有W/T端子产品 (输出 :WDO端子）） 

 S-1411系列
  （无W/T端子产品 (输出 : RST端子、WDO端子））
● 工作温度范围 : Ta＝－40～＋105℃

*1．S-1411系列固定为窗口模式。

引脚排列图
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顶视图
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HSNT-8(2030)
顶视图

S-1410

1　W/T
2　CPOR
3　CWDT
4　VSS
5　WEN
6　WDO
7　WDI
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S-1411
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WEN
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WDI
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S-1410
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2　CPOR
3　CWDT
4　VSS
5　WEN
6　WDO
7　WDI
8　VDD

S-1411

RST
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WEN
WDO
WDI
VDD

　产品一览

产品名称 看门狗模式 检测电压 精　度 输入电压 消耗电流 (典型值)

封装

页

TM
S

O
P

-8

H
S

N
T-

8(
20

30
)

S-1410 窗口模式、超时模式 2.0～5.0V ±1.5% 0.9～6.0V 3.8µA ● ● 37
S-1411 固定为窗口模式 2.0～5.0V ±1.5% 0.9～6.0V 3.8µA ● ● 37
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类
型 产品名称 控制方式 晶体管

输入电压
范围
（VIN）

输出电压范围
（VOUT）

输出
电流＊1

（参考值）

工作频率 （kHz）

消耗电流

*1

效率
输出
容量

保护电路 特　点

封装

页
工作时（典型值）

休眠时
（最大值）

S
O

T-
89

-3

S
O

T-
23

-3

S
O

T-
23

-5

S
O

T-
23

-6

8-
P

in
 T

S
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O
P

8-
P

in
 S

O
N

(A
)

S
N

T-
6A

S
N

T-
8A

W
LP

-6
L

升
压

S-8351 PFM 内置 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～150mA 23.2µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 87% 低电压工作 ● ● ●

40
S-8352 PFM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～400mA 23.2µA

（3.3V, 100kHz） 0.5µA 87% 低电压工作 ● ● ●

S-8353 PWM 内置 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～300mA 18.7µA
（3.3V, 50kHz） 0.5µA 92% 低电压工作 ● ● ●

40
S-8354 PWM/PFM 内置 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～300mA 18.7µA

（3.3V, 50kHz） 0.5µA 92% 低电压工作  高效率 ● ● ●

S-8363 PWM/PFM 内置 0.9～4.5V 1.8～5.0V ～600mA 450µA 3.0µA 93% 陶瓷 电流限制
低电压工作  快速响应  

高效率
● ● 40

S-8355 PWM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作 ●

41
S-8356 PWM/PFM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA

（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作  高效率 ●

S-8357 PWM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作 ● ● ●

S-8358 PWM/PFM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作  高效率 ● ● ●

S-8365 PWM 外接 1.8～5.5V＊3 利用外接电阻可改变 ～1A 300µA
（3.3V, 600kHz） 1.0µA 93% 陶瓷 短路保护 ● ● ●

41
S-8366 PWM/PFM 外接 1.8～5.5V＊3 利用外接电阻可改变 ～1A 300µA

（3.3V, 600kHz） 1.0µA 93% 陶瓷 短路保护 高效率 ● ● ●

S-8333＊4 PWM 外接 1.8～6.0V 利用外接电阻可改变 ～2A 450µA ─ 93% 陶瓷 短路保护 快速响应 ● ● 42

S-8337＊4 PWM 外接 1.8～6.0V 利用外接电阻可改变 ～2A 400µA ─ 93% 陶瓷 短路保护 快速响应 ● ●

41
S-8338＊4 PWM 外接 1.8～6.0V 利用外接电阻可改变 ～2A 400µA 1.0µA 93% 陶瓷 短路保护 快速响应 ● ●

降
压

S-85S0A PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～50mA ─ 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流 ● 42

S-85S1A PWM/PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～200mA 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流 ● 42

S-85S0P PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～50mA ─ 540nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭
超高效率  同步整流

电源分压输出
● 43

S-85S1P PWM/PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～200mA 540nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭
超高效率  同步整流

电源分压输出
● 43

S-85M0A PFM 内置 2.2～5.6V 0.7～3.9V ～50mA ─ 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流  超小型 ● 44

S-85M1A PWM/PFM 内置 2.2～5.6V 0.7～3.9V ～200mA 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流  超小型 ● 44

S-85V1A PWM/PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～200mA 10µA 1µA 93% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 高效率  同步整流 ● 44

S-8550 PWM 内置 2.0～5.5V 1.1～4.0V
利用外接电阻可改变

～600mA 200µA 1.0µA 92% 陶瓷 电流限制 快速响应  同步整流 ● ● 45

S-8520 PWM 外接
2.5～16 or 

10V 1.5～6.0V ～1A 60µA
（300kHz） 0.5µA 93% ●

45
S-8521 PWM/PFM 外接

2.5～16 or 
10V 1.5～6.0V ～1A 60µA

（300kHz） 0.5µA 93% 高效率 ●

S-8533 PWM同步
整流方式

外接 2.7～16V 1.25～6.0V ～3A 30µA
（300kHz） 1.0µA 95% 同步整流 ● 45

＊1: 为参考规格，由于外接部件以及使用条件（输入电压、输出电压、输出电流）的不同而发生变化。请在实际的应用电路上进行测试。
＊2: VDD/VOUT分离型产品为1.5～6.5V。
＊3: 无UVLO（欠压锁定）功能产品为1.1～5.5V。
＊4: 带开／关控制功能（S-8338）, 最大占空系数调整功能（通过外部电阻）（S-8333/S-8337）

低频 高频

100

100

30

30

50

50

250

250

100

100

100

100

250

250

250

250

300

300

300

300

286

286

1133

1133

（通过外接电阻 )

（通过外接电阻 )

600

600

600

600

600

600

1200

1200

1200

1133286 （通过外接电阻 )

300

300

300

60

60

1200

1000

1000

1000

1000

180

180

　产品一览
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CMOS IC 2019

类
型 产品名称 控制方式 晶体管

输入电压
范围
（VIN）

输出电压范围
（VOUT）

输出
电流＊1

（参考值）

工作频率 （kHz）

消耗电流

*1

效率
输出
容量

保护电路 特　点

封装

页
工作时（典型值）

休眠时
（最大值）

S
O

T-
89

-3

S
O

T-
23

-3

S
O

T-
23

-5

S
O

T-
23

-6

8-
P

in
 T

S
S

O
P

8-
P

in
 S

O
N

(A
)

S
N

T-
6A

S
N

T-
8A

W
LP

-6
L

升
压

S-8351 PFM 内置 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～150mA 23.2µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 87% 低电压工作 ● ● ●

40
S-8352 PFM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～400mA 23.2µA

（3.3V, 100kHz） 0.5µA 87% 低电压工作 ● ● ●

S-8353 PWM 内置 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～300mA 18.7µA
（3.3V, 50kHz） 0.5µA 92% 低电压工作 ● ● ●

40
S-8354 PWM/PFM 内置 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～300mA 18.7µA

（3.3V, 50kHz） 0.5µA 92% 低电压工作  高效率 ● ● ●

S-8363 PWM/PFM 内置 0.9～4.5V 1.8～5.0V ～600mA 450µA 3.0µA 93% 陶瓷 电流限制
低电压工作  快速响应  

高效率
● ● 40

S-8355 PWM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作 ●

41
S-8356 PWM/PFM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA

（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作  高效率 ●

S-8357 PWM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作 ● ● ●

S-8358 PWM/PFM 外接 0.9～10V 2.0～6.5V＊2 ～1A 25.9µA
（3.3V, 100kHz） 0.5µA 93% 低电压工作  高效率 ● ● ●

S-8365 PWM 外接 1.8～5.5V＊3 利用外接电阻可改变 ～1A 300µA
（3.3V, 600kHz） 1.0µA 93% 陶瓷 短路保护 ● ● ●

41
S-8366 PWM/PFM 外接 1.8～5.5V＊3 利用外接电阻可改变 ～1A 300µA

（3.3V, 600kHz） 1.0µA 93% 陶瓷 短路保护 高效率 ● ● ●

S-8333＊4 PWM 外接 1.8～6.0V 利用外接电阻可改变 ～2A 450µA ─ 93% 陶瓷 短路保护 快速响应 ● ● 42

S-8337＊4 PWM 外接 1.8～6.0V 利用外接电阻可改变 ～2A 400µA ─ 93% 陶瓷 短路保护 快速响应 ● ●

41
S-8338＊4 PWM 外接 1.8～6.0V 利用外接电阻可改变 ～2A 400µA 1.0µA 93% 陶瓷 短路保护 快速响应 ● ●

降
压

S-85S0A PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～50mA ─ 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流 ● 42

S-85S1A PWM/PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～200mA 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流 ● 42

S-85S0P PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～50mA ─ 540nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭
超高效率  同步整流

电源分压输出
● 43

S-85S1P PWM/PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～200mA 540nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭
超高效率  同步整流

电源分压输出
● 43

S-85M0A PFM 内置 2.2～5.6V 0.7～3.9V ～50mA ─ 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流  超小型 ● 44

S-85M1A PWM/PFM 内置 2.2～5.6V 0.7～3.9V ～200mA 260nA 100nA 90.5% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 超高效率  同步整流  超小型 ● 44

S-85V1A PWM/PFM 内置 2.2～5.5V 0.7～3.9V ～200mA 10µA 1µA 93% 陶瓷 过载电流保护  短路保护  热敏关闭 高效率  同步整流 ● 44

S-8550 PWM 内置 2.0～5.5V 1.1～4.0V
利用外接电阻可改变

～600mA 200µA 1.0µA 92% 陶瓷 电流限制 快速响应  同步整流 ● ● 45

S-8520 PWM 外接
2.5～16 or 

10V 1.5～6.0V ～1A 60µA
（300kHz） 0.5µA 93% ●

45
S-8521 PWM/PFM 外接

2.5～16 or 
10V 1.5～6.0V ～1A 60µA

（300kHz） 0.5µA 93% 高效率 ●

S-8533 PWM同步
整流方式

外接 2.7～16V 1.25～6.0V ～3A 30µA
（300kHz） 1.0µA 95% 同步整流 ● 45
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● 低电压工作：  可保证利用0.9V (1mA)启动上升
● 输入电压范围：0.9～4.5V
● 振荡频率：   1.2MHz
● 输出电流：   300mA (VIN=1.8V，VOUT=3.3V)
● 基准电压：   0.6V±2.5%
● 效率：   85%
● 软启动功能：   1.2ms 典型值
● 低消耗电流：   静止时 95µA 典型值
● 占空系数：   内置PWM/PFM切换控制电路
    最大88%
● 开/关控制功能： 休眠时消耗电流 3.0µA 最大值
● 电流限制电路：限制电感器电流的峰值
● N沟道电源MOS FET 通态电阻：0.25Ω 典型值  
● 启动(预热)功能：当VOUT电压在1.4V以下时
     可利用固定Duty 脉冲工作 

升压 超小型 1.2MHz PWM/PFM切换控制
DC-DC控制器 S-8363 系列

特　　点 引脚排列图

SNT-6A顶视图

1 
2 
3 4 

6 

5  

6 4 

1 3 2 

SOT-23-6顶视图

5 1
2
3
4
5
6

FB
VSS
CONT
VIN
VOUT
ON/OFF

1
2
3
4
5
6

ON/OFF
VOUT
VIN
CONT
VSS
FB

● 低电压工作：  可保证以 0.9V（IOUT=1mA)启动
● 低消耗电流：  23.2µA 典型值 (VOUT=3.3V、工作电流最大时 )
    0.5µA 最大值 (休眠时 )
● 占空系数：   内置自动切换型 (50/75%)PFM控制电路
     (A、B、D类产品 )
    内置固定型 (75%)PFM控制电路 (C类产品 )
● 外接元器件：  线圈、电容器、二极管
● 输出电压：   2.0～ 6.5V (A、B、C类产品 )、
     1.5～ 6.5V (D类产品 )
     (以 0.1V为进阶单位来选择 )
● 输出电压精度：  ±2.4％精度
● 带开 /关控制功能 (A类产品 )
● VDD/VOUT分离型 (D类产品 )
● 晶体管外接型 (S-8352系列 )

升压 内置／外接 FET PFM控制
DC-DC控制器 S-8351/8352 系列

*1.  S-8352系列的产品。

特　　点

1  VSS
2  VOUT
3  CONT (EXT*1)

1 32

SOT-89-3  顶视图

SOT-23-5  顶视图

1

4

3

5

2

SOT-23-3  顶视图

2 3

1

1  VOUT
2  VSS
3  CONT (EXT*1)

S-835xA (x=1, 2)
1  ON/OFF
2  VOUT
3  NC
4  VSS
5  CONT (EXT*1)

S-835xD (x=1, 2)
1  VOUT
2  VDD
3  NC
4  VSS
5  CONT (EXT*1)

引脚排列图

特　　点
● 低电压工作：  可保证以0.9V (IOUT=1mA)启动
● 低消耗电流：  18.7µA 典型值 (50kHz产品、3.3V、工作时)
    0.5µA 最大值 (休眠时)
● 占空系数：  内置PWM/PFM切换控制电路 (S-8354系列)
    15～83%（30、50kHz产品）、
    15～78%（250kHz产品）
● 外接元器件：  线圈、电容器、二极管
● 输出电压：  1.5～6.5V（VDD/VOUT分离型）、2.0～6.5V
     (VDD/VOUT分离型以外) (以0.1V为进阶单位来选择)
● 输出电压精度： ±2.4％精度
● 振荡频率：  30、50、250kHz
● 软启动功能：  6ms 典型值（50kHz产品）

升压 内置 FET PWM控制、PWM/PFM切换控制
DC-DC控制器 S-8353/8354 系列

1  VSS
2  VOUT
3  CONT

顶视图

1 32

SOT-89-3

SOT-23-5  顶视图

1

4

3

5

2

SOT-23-3  顶视图

2 3

1

1  VOUT
2  VSS
3  CONT

S-835xD
S-835xJ
1  VOUT
2  VDD
3  NC
4  VSS
5  CONT

S-835xA
S-835xH
1  ON/OFF
2  VOUT
3  NC
4  VSS
5  CONT

引脚排列图
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CMOS IC 2019

● 低电压工作：  可保证以0.9V (IOUT=1mA)启动
● 低消耗电流：  25.9µA 典型值 (100kHz产品、3.3V、工作时）
    0.5µA 最大值 (休眠时)
● 占空系数比：  内置PWM/PFM切换控制电路（S-8356/58）
     15～83% (100kHz产品）、

 15～78% (250kHz、300kHz产品、600kHz产品）
● 外接元器件：  线圈、二极管、电容器、晶体管
● 输出电压：   1.5～6.5V (VDD/VOUT分离型）、

 2.0～6.5V (VDD/VOUT分离型以外）
 (以0.1V为进阶单位来选择)

● 输出电压精度 ：  ±2.4％精度
● 振荡频率：  100、250、300、600kHz
● 软启动功能：  6ms 典型值（100kHz产品）
● 带开/关控制功能

升压 超小型 600kHz PWM控制、PWM/PFM切换控制
DC-DC控制器

特　　点

1  VSS
2  VOUT
3  EXT

1 32

SOT-89-3  顶视图

SOT-23-5  顶视图

1

4

3

5

2

SOT-23-3  顶视图

2 3

1

1  VOUT
2  VSS
3  EXT

VOUT
VDD
ON/OFF
VSS
EXT

S-8355/56
K, L, M, Q

1  ON/OFF
2  VOUT
3  NC
4  VSS
5  EXT

VOUT
VDD
NC
VSS
EXT

S-8357/58
B, F, H, N

S-8357/58
E, G, J, P

引脚排列图

S-8355/56/57/58 系列

● 低电压工作：  可保证利用1.1V (1mA)启动上升
   (无UVLO 功能产品时)
● 输入电压范围：1.8～5.5V
● 振荡频率：   1.2MHz、600kHz
● 基准电压：   0.6V±2.0%
● 软启动功能：   7ms 典型值
● 低消耗电流：   静止时 70µA 典型值
● 占空系数：   内置PWM/PFM切换控制电路 (S-8366 系列)
  　28～85%（1.2MHz产品）
  　28～90%（600kHz产品）
● 开/关控制功能：休眠时消耗电流 1.0µA 最大值
● 外接元器件：    电感器、二极管、电容器、晶体管
● 时钟闩锁式短路保护电路：
  　可按产品类型选择短路保护功能的有／无
  　可利用外部电容器设定延迟时间
  　(带短路保护功能产品时)
● UVLO(欠压锁定)功能：
  　可按产品类型选择UVLO功能的有／无

升压 超小型 1.2MHz PWM控制、PWM/PFM切换控制
DC-DC控制器 S-8365/8366 系列

特　　点 引脚排列图

SNT-6A
顶视图 

1 
2 
3 4 

6 

5 

有短路保护功能 无短路保护功能

1 EXT                 EXT 
2 VSS                 VSS 
3 ON/OFF ON/OFF
4 FB                    FB 
5 CSP                 NC 
6 VDD                 VDD 

5 4 

1 3 2 

SOT-23-5
顶视图 无短路保护功能

1 ON/OFF
2 VSS 
3 EXT 
4 VDD 
5 FB 

6 4 

1 3 2 

SOT-23-6
顶视图 

5 

有短路保护功能

1 VDD 
2 CSP 
3 FB 
4 ON/OFF
5 VSS 
6 EXT 

● 低电压工作：  1.8～6.0V
● 振荡频率：   利用外接电阻可在286k～1.133MHz之间设定
● 最大占空系数：  利用外接电阻可在47～88.5%之间设定(S-8337系列)
    固定为88% 典型值 (S-8338系列)
● 基准电压：   1.0V±1.5%
● UVLO功能：  检测电压为1.5～2.3V，以0.1V为进阶单位来选择
    滞后幅度为0.1～0.3V，以0.1V为进阶单位来选择
● 时钟闩锁式保护电路：
    可用外接电容器设定延迟时间
● 软启动功能：  软启动时间可在10ms,15ms和20ms的3段中选择
● 通过外接设定相位补偿：
    对于接地(GND) 可通过串联连接电阻和电容器
                     来进行调整
● 带开/关控制功能：
   休眠状态时消费电流 1.0µA 最大值 (S-8338系列)

S-8337/8338 系列升压 1.2MHz 高频 PWM控制
DC-DC控制器

8-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4

8
7
6
5

8-Pin SON(A)
顶视图

1

2

3

4

8

7

6

5

 S-8337 S-8338
1 CC CC
2 FB FB
3 CSP CSP
4 VIN VIN
5 EXT EXT
6 VSS VSS
7 ROSC ROSC
8 RDuty ON/OFF

特　　点 引脚排列图
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● 低电压工作： 1.8～6.0V
● 振荡频率：  利用外接电阻可在280k～1.08MHz之间设定
● 最大占空系数： 利用外接电阻可最大设定到88.5%
         47～88.5％（振荡频率 500kHz以上）

          47～80％（振荡频率 不足500kHz）
● 基准电压：  1.0V±1.5%
● UVLO功能：  检测电压为1.5～2.3V，以0.1V为进阶单位来选择
   滞后幅度为0.1～0.3V，以0.1V为进阶单位来选择
● 时钟闩锁式保护电路：
   可用外接电容器设定延迟时间
● 软启动功能： 软启动时间可在10ms,15ms和20ms的3段中选择
   调整方式可采用基准电压调整和最大占空系数调整

的两种方式

● 通过外接设定相位补偿：
   对于接地(GND)可通过串联连接电阻和电容器来进

行调整

S-8333 系列升压  1.2MHz  高频  PWM控制
DC-DC控制器

8-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4

8
7
6
5

SNT-8A
顶视图

1 CC
2 FB
3 CSP
4 VIN
5 EXT
6 VSS
7 ROSC
8 RDuty

8

7

6

5

1

2

3

4

特　　点 引脚排列图

● 消耗电流极低 :  静止时电流 260nA
● 效率 (100µA负载时 ): 90.5%
● 高速过度响应： COT控制
● 输入电压：    2.2～ 5.5V
● 输出电压：    0.7～ 2.5V, 进阶单位为 0.05V
   2.6～ 3.9V, 进阶单位为 0.1V
● 输出电压精度： ±1.5% (1.0V≤ VOUT≤ 3.9V)
   ±15mV (0.7V≤ VOUT＜ 1.0V)
● 高侧端功率MOS FET导通电阻： 420mΩ
● 低侧端功率MOS FET导通电阻： 320mΩ
● 软启动功能：  1ms (典型值 )
● 欠压锁定功能 (UVLO) ： 1.8V (典型值 ) (检测电压 )
● 热敏关闭功能： 135°C (典型值 ) (检测温度 )
● 过载电流保护功能： 300mA (L=2.2µH时 )
● 自动复归型短路保护功能： Hiccup控制
● 输入、输出电容器： 可使用陶瓷电容器

5.5V输入、50mA、静止时电流260nA的
降压、同步整流DC-DC控制器 S-85S0A 系列

特　　点 引脚排列图

SNT-6A
 顶视图

1

2

3

6

5

4

1  VOUT
2  VSS
3  SW
4  PVSS
5  VIN
6  EN

● 消耗电流极低 :  静止时电流 260nA
● 效率 (100µA负载时 ): 90.5%
● 高速过度响应： COT控制
● 输入电压：    2.2～ 5.5V
● 输出电压：    0.7～ 2.5V, 进阶单位为 0.05V
   2.6～ 3.9V, 进阶单位为 0.1V
● 输出电压精度： ±1.5% (1.0V≤ VOUT≤ 3.9V)
   ±15mV (0.7V≤ VOUT＜ 1.0V)
● 切换频率：    1.0MHz (PWM工作时 )
● 高侧端功率MOS FET导通电阻： 420mΩ
● 低侧端功率MOS FET导通电阻： 320mΩ
● 软启动功能：  1ms (典型值 )
● 欠压锁定功能 (UVLO) ： 1.8V (典型值 ) (检测电压 )
● 热敏关闭功能： 135°C (典型值 ) (检测温度 )
● 过载电流保护功能： 450mA (L=2.2µH时 )
● 自动复归型短路保护功能： Hiccup控制
● 输入、输出电容器： 可使用陶瓷电容器

S-85S1A 系列5.5V输入、200mA、静止时电流260nA的
降压、同步整流DC-DC控制器

特　　点 引脚排列图

SNT-6A
 顶视图

1

2

3

6

5

4

1  VOUT
2  VSS
3  SW
4  PVSS
5  VIN
6  EN
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CMOS IC 2019

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

带电源分压输出功能 5.5V输入、50mA、
静止时电流260nA的 降压、同步整流DC-DC控制器 NEW  S-85S0P 系列

DC-DC转换器部分
● 消耗电流极低 :  静止时电流 260nA
● 效率 (100µA负载时 ): 90.5%
● 高速过度响应： COT控制
● 输入电压：    2.2～ 5.5V
● 输出电压：    0.7～ 2.5V, 进阶单位为 0.05V
   2.6～ 3.9V, 进阶单位为 0.1V
● 输出电压精度： ±1.5% (1.0V≤ VOUT≤ 3.9V)
   ±15mV (0.7V≤ VOUT＜ 1.0V)
● 高侧端功率MOS FET导通电阻： 420mΩ
● 低侧端功率MOS FET导通电阻： 320mΩ
● 软启动功能：  1ms (典型值 )
● 欠压锁定功能 (UVLO) ： 1.8V (典型值 ) (检测电压 )
● 热敏关闭功能： 135°C (典型值 ) (检测温度 )
● 过载电流保护功能： 300mA (L=2.2µH时 )
● 自动复归型短路保护功能： Hiccup控制
● 输入、输出电容器： 可使用陶瓷电容器

电源分压部分
● 低消耗电流 :   280nA (典型值 )
● 输入电压：    1.5～ 5.5V
● 输出电压：     VIN/2（S-85S0PCxx） 

VIN/3（S-85S0PDxx）

特　　点

SNT-8A
顶视图

8

7

6

5

1

2

3

4

1 PMOUT
2 VOUT
3 VSS
4 SW
5 PVSS
6 VIN
7 EN
8 PMEN

引脚排列图

DC-DC转换器部分
● 消耗电流极低 :  静止时电流 260nA
● 效率 (100µA负载时 ): 90.5%
● 高速过度响应： COT控制
● 输入电压：    2.2～ 5.5V
● 输出电压：    0.7～ 2.5V, 进阶单位为 0.05V
   2.6～ 3.9V, 进阶单位为 0.1V
● 输出电压精度： ±1.5% (1.0V≤ VOUT≤ 3.9V)
   ±15mV (0.7V≤ VOUT＜ 1.0V)
● 切换频率：    1.0MHz (PWM工作时 )
● 高侧端功率MOS FET导通电阻： 420mΩ
● 低侧端功率MOS FET导通电阻： 320mΩ
● 软启动功能：  1ms (典型值 )
● 欠压锁定功能 (UVLO) ： 1.8V (典型值 ) (检测电压 )
● 热敏关闭功能： 135°C (典型值 ) (检测温度 )
● 过载电流保护功能： 450mA (L=2.2µH时 )
● 自动复归型短路保护功能： Hiccup控制
● 输入、输出电容器： 可使用陶瓷电容器

电源分压部分
● 低消耗电流 :   280nA (典型值 )
● 输入电压：    1.5～ 5.5V
● 输出电压：    VIN/2 (S-85S1PCxx)
   VIN/3 (S-85S1PDxx)

S-85S1P 系列带电源分压输出功能 5.5V输入、200mA、
静止时电流260nA的 降压、同步整流DC-DC控制器

SNT-8A
顶视图

8
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5

1

2

3

4

1 PMOUT
2 VOUT
3 VSS
4 SW
5 PVSS
6 VIN
7 EN
8 PMEN

特　　点 引脚排列图
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5.6V输入、50mA、静止时电流260nA的
低EMI、降压、同步整流DC-DC控制器 NEW  S-85M0A 系列

● 消耗电流极低:  静止时电流260nA
● 效率 (100µA负载时):  90.5%
● 高速过度响应：  COT控制
● 输入电压：    2.2～5.6V
● 输出电压：     0.7～2.5V, 进阶单位为0.05V 

2.6～3.9V, 进阶单位为0.1V
● 输出电压精度：  ±1.5% (1.0V≤VOUT≤3.9V)
   ±15mV (0.7V≤VOUT＜1.0V)
● 高侧端功率MOS FET导通电阻： 360mΩ
● 低侧端功率MOS FET导通电阻： 250mΩ
● 软启动功能：  1ms (典型值)
● 欠压锁定功能 (UVLO) ： 1.8V (典型值) (检测电压)
● 热敏关闭功能： 135°C (典型值) (检测温度)
● 过载电流保护功能： 300mA (L=2.2µH时)

特　　点

WLP-6L
底视图

A1 A2 

B2 

C2 

B1 

C1 

A1  EN
B1  VIN
C1  PVSS
A2  VOUT
B2  VSS
C2  SW

WLP-6L
底视图

A1 A2 

B2 

C2 

B1 

C1 

A1  EN
B1  VIN
C1  PVSS
A2  VOUT
B2  VSS
C2  SW

引脚排列图

5.6V输入、200mA、静止时电流260nA的
低EMI、降压、同步整流DC-DC控制器 NEW  S-85M1A 系列

● 消耗电流极低:  静止时电流260nA
● 效率 (100µA负载时):  90.5%
● 高速过度响应：  COT控制
● 输入电压：    2.2～5.6V
● 输出电压：    0.7～2.5V, 进阶单位为0.05V
   2.6～3.9V, 进阶单位为0.1V
● 输出电压精度：  ±1.5% (1.0V≤VOUT≤3.9V)
   ±15mV (0.7V≤VOUT＜1.0V)
● 切换频率：    1.0MHz (PWM工作时)
● 高侧端功率MOS FET导通电阻： 360mΩ
● 低侧端功率MOS FET导通电阻： 250mΩ
● 软启动功能：  1ms (典型值)
● 欠压锁定功能 (UVLO) ： 1.8V (典型值) (检测电压)
● 热敏关闭功能： 135°C (典型值) (检测温度)
● 过载电流保护功能： 450mA (L=2.2µH时)

特　　点 引脚排列图

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

● 自动复归型短路保护功能： Hiccup控制
● 放电分路功能 ：  无（B型）
   有（C型）
● 输入、输出电容器： 可使用陶瓷电容器

● 自动复归型短路保护功能： Hiccup控制
● 放电分路功能 ：  无（B型）
   有（C型）
● 输入、输出电容器： 可使用陶瓷电容器

● 消耗电流:   静止时电流10µA
● 效率:  93%
● 高速过度响应： COT控制
● 输入电压：    2.2～5.5V
● 输出电压：    0.7～2.5V, 进阶单位为0.05V
   2.6～3.9V, 进阶单位为0.1V
● 输出电压精度： ±1.5% (1.0V≤VOUT≤3.9V)
   ±15mV (0.7V≤VOUT＜1.0V)
● 切换频率：    1.0MHz (PWM工作时)
● 高侧端功率MOS FET导通电阻： 450mΩ
● 低侧端功率MOS FET导通电阻： 350mΩ
● 软启动功能：  1ms (典型值)
● 欠压锁定功能 (UVLO) ： 1.8V (典型值) (检测电压)
● 热敏关闭功能： 135°C (典型值) (检测温度)
● 过载电流保护功能： 450mA (L=2.2µH时)
● 自动复归型短路保护功能： Hiccup控制
● 输入、输出电容器： 可使用陶瓷电容器

S-85V1A 系列5.5V输入、200mA、静止时电流10µA的
降压、同步整流DC-DC控制器

特　　点 引脚排列图

SNT-6A
 顶视图
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CMOS IC 2019

● 振荡频率： 1.2MHz
● 输入电压范围： 2.0～ 5.5V
● 输出电压范围： 可通过外部输出电压设定电阻来任意设定
● 输出电流： 600mA
● 基准电压： 0.6V±2.0%
● 频率： 92%
● 软启动功能： 1ms 典型值
● 开 /关控制功能： 休眠时消耗电流　1.0µA 最大值
● 内置电流限制电路
● P沟道功率MOS FET 通态电阻：0.4Ω 典型值
● N沟道功率MOS FET 通态电阻：0.3Ω 典型值
● 常时连续模式工作（无轻负载模式）

S-8550 系列

特　　点 引脚排列图

降压 内置 FET 同步整流方式 1.2MHz PWM控制
DC-DC控制器

SOT-23-5
顶视图

1

4

3

5

2

SNT-8A
顶视图

8

7

6

5

1

2

3

4

 
1 VIN
2 VSS
3 ON/OFF
4 FB
5 CONT

1 FB
2 NC
3 VSS
4 ON/OFF
5 VIN
6 PVSS
7 NC
8 CONT

降压 PWM控制、PWM/PFM切换控制
DC-DC控制器 S-8520/8521 系列

● 低消耗电流： 60μA 最大值 (A, B系列，工作时)
    21μA最大值 (C, D系列，工作时)
    100μA 最大值 (E, F系列，工作时)
    0.5μA 最大值 (休眠时)
● 输入电压：  2.5～16V (B, D, F系列)
    2.5～10V (A, C, E系列)
● 输出电压：  1.5～6.0V (以0.1V为进阶单位来选择)
● 占空系数：   0～100％ PWM控制 (S-8520)
    25～100％ PWM/PFM切换控制 (S-8521)
● 外接元器件： 只需P沟道功率MOS FET或PNP晶体管和线圈、
    二极管、电容器(外接PNP晶体管的情况下,需要
    基极电阻和电容器)
● 振荡频率：  180kHz 典型值 (A, B系列)，
    60kHz 典型值 (C, D系列),
    300kHz典型值 (E, F系列)
● 软启动功能： 8ms 典型值 (A, B系列),
    12ms 典型值 (C, D系列),
    4.5ms 典型值 (E, F系列)
● 带开/关控制功能
● 带过负载保护电路：过负载检测时间 4ms 典型值 (A系列), 

 14ms 典型值 (C系列), 
 2.6ms 典型值 (E系列)

SOT-23-5
  顶视图

1

4

3

5

2

1 ON/OFF
2 VSS
3 VOUT
4 EXT
5 VIN

特　　点 引脚排列图

降压 同步整流方式 PWM控制
DC-DC控制器 S-8533 系列

● 利用同步整流方式提高了效率 (典型值 94％)
● 外接元器件： MOS采用P沟道及N沟道两种MOS晶体管,
  再加上最大占空系数=100%，可以最大限度
  地使用电池。
● 振荡频率： 300kHz 
● 输入电压： 2.7～16.0V 
● 输出电压： 1.25，1.3～6.0V (以0.1V为进阶单位来选择)
● 输出电压精度： ±2.0％
● 软启动功能： 可用外接电容CSS设置
● 带开/关控制功能

8-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4

8
7
6
5

1 NC
2 VOUT
3 ON/OFF
4 CSS
5 VSS
6 NDRV
7 PDRV
8 VIN

特　　点 引脚排列图
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产品名称 晶体管 输入电压 输出电压 输出电流 振荡频率
消耗电流

(典型值)

休眠时消耗电流

(最大值)
效率

封装

页

S
O

T-
23

-6
W

S
N

T-
8A

S-8821 内置 1.6～5.0V
2.5～5.5V, 

0.1V进阶
25mA 1.0MHz 35µA 1µA 90% ● ● 46

S-8821 系列电压稳定化 升压型充电泵 DC-DC转换器

SOT-23-6W
顶视图

1 2 3

6 5 4
ON/OFFGNDVOUT

C-C+VIN

SNT-8A
顶视图

8

7

6

5

1

2

3

4

C+

VIN

NC

VOUT

C-

NC

GND

ON/OFF

特　　点 引脚排列图

　产品一览

● PFM控制CMOS升压型充电泵
● 电源电压：  1.6～5.0V
● 输出电压:  2.5～5.5V (以0.1V为进阶单位来选择)
● 输出电压精度:  ±2％ (最大值)
● 内置软启动电路:  1.0ms (典型值)
● 输出电流:  25mA（VIN=(VOUT(S)×0.8)V）
● 振荡频率:  1.0MHz (典型值)
● 备有ON/OFF功能:  待机时：1µA (最大值)
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CMOS IC 2019

　产品一览

产品名称 構构成 输出电压 检测电压 精　度 消耗电流

封装

页

8-
P

in
 T

S
S

O
P

8-
P

in
 S

O
N

(B
)

S-8424A

2电压稳压器+

3电压检测器+

切换开关

2.3～5.4V

（0.1V进阶）

2.4～5.3V（CS）、

1.7～3.4V

（PREEND, RESET）

（0.1V进阶）

±2%

15µA 最大值 

（工作时）

2.1µA 最大值

（备用时）

● ● 47

● 低消耗电流： 15µA 最大值 (VIN=6V,通常工作状态时)

   2.1µA 最大值 (备用时)
● 电压调节器
 ·输出电压精度： ±2％
 ·输出电压：  2.3～5.4V (以0.1V为进阶单位来独立选择)
● 内置3种 (CS，PREEND，RESET)电压检测器
 ·检测电压精度： ±2％
 ·检测电压：   2.4～5.3V (以0.1V为进阶单位来选择)
    （CS电压检测器）
    1.7～3.4V (以0.1V为进阶单位来选择)
    （PREEND，RESET电压检测器）
● 能以单片方式构成主电源和备用电源的切换电路
● 能有效利用备用电源
● 采用特殊时序：
  在主电源电压未达到开关单元的初始工作电压时,不会输出备
  用电压。

S-8424A 系列备用电池切换用 IC

8-Pin TSSOP
顶视图 1. VSS

2. PREEND
3. VBAT
4. CS
5. RESET
6. VOUT
7. VIN
8. VRO

1
2
3
4

8
7
6
5

8-Pin SON(B)
顶视图

1

2

3

4

8

7

6

5

1. VSS
2. PREEND
3. VBAT
4. CS
5. RESET
6. VOUT
7. VIN
8. VRO

特　　点 引脚排列图
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 　 标准 ：标准产品

用途 附加功能 产品名称
放电
过电流
检测方式

充电
过电流
检测方式

放电过电流1
检测电压
精度

放电过电流2
检测电压
精度

负载短路
检测电压
精度

充电过电流
检测电压
精度

过电流
检测电压
设定范围

过充电
检测电压
精度

过放电
检测电压
精度

消耗电流 封装

页
通常工作时

过放电时
（最大值）

休眠时
（最大值）

节能时
（最大值）

S
O

T-
23

-6

S
N

T-
6A

H
S

N
T-

6

︵1
21

2

︶

D
FN

-6

︵1
41

4

︶A

─ 标准 S-8240A
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±5mV ─ ±40mV ±5mV 15mV～ ±20mV ±50mV

1.5µA 典型值,
3.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● ● ● 56

─ S-8240B
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±3mV ─ ±40mV ±3mV 15mV～ ±20mV ±50mV

1.5µA 典型值,
3.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● ● 57

高温
保护

充放电控制功能 S-82B1A
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV

2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● 53

节电功能 S-82B1B
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV

2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

─ 50nA 50nA ● 54

─ 标准 S-82A1A
电流检测用
电阻

电流检测用
电阻

±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● ● 52

2种负载短路检测功能 S-82C1F
电流检测用
电阻

电流检测用
电阻

±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

1.0µA 50nA ─ ● ● 55

2种负载短路检测功能 S-82F1B
电流检测用
电阻

电流检测用
电阻

±1.5mV ±3mV ±5mV ±1.5mV 3mV～ ±15mV ±50mV
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● 56

─ S-8206A ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ±20mV ─
1.5µA 典型值,
3.0µA 最大值

─ ─ ─ ● ● 65

─ S-8216A
电流检测用
电阻

─ ±1.5mV ─ ─ ─ 3mV～ ±15mV ─
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

─ ─ ─ ● 65

小
型
电
池

快速
充电

放
电
电
流
大

安
全
性
能
高

　产品一览
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CMOS IC 2019

 　 标准 ：标准产品

用途 附加功能 产品名称
放电
过电流
检测方式

充电
过电流
检测方式

放电过电流1
检测电压
精度

放电过电流2
检测电压
精度

负载短路
检测电压
精度

充电过电流
检测电压
精度

过电流
检测电压
设定范围

过充电
检测电压
精度

过放电
检测电压
精度

消耗电流 封装

页
通常工作时

过放电时
（最大值）

休眠时
（最大值）

节能时
（最大值）

S
O

T-
23

-6

S
N

T-
6A

H
S

N
T-

6

︵1
21

2

︶

D
FN

-6

︵1
41

4

︶A

─ 标准 S-8240A
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±5mV ─ ±40mV ±5mV 15mV～ ±20mV ±50mV

1.5µA 典型值,
3.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● ● ● 56

─ S-8240B
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±3mV ─ ±40mV ±3mV 15mV～ ±20mV ±50mV

1.5µA 典型值,
3.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● ● 57

高温
保护

充放电控制功能 S-82B1A
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV

2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● 53

节电功能 S-82B1B
FET的

ON电阻
FET的

ON电阻
±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV

2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

─ 50nA 50nA ● 54

─ 标准 S-82A1A
电流检测用
电阻

电流检测用
电阻

±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● ● 52

2种负载短路检测功能 S-82C1F
电流检测用
电阻

电流检测用
电阻

±3mV ±5mV ±20mV ±3mV 10mV～ ±20mV ±50mV
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

1.0µA 50nA ─ ● ● 55

2种负载短路检测功能 S-82F1B
电流检测用
电阻

电流检测用
电阻

±1.5mV ±3mV ±5mV ±1.5mV 3mV～ ±15mV ±50mV
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

0.5µA 50nA ─ ● 56

─ S-8206A ─ ─ ─ ─ ─ ─ ─ ±20mV ─
1.5µA 典型值,
3.0µA 最大值

─ ─ ─ ● ● 65

─ S-8216A
电流检测用
电阻

─ ±1.5mV ─ ─ ─ 3mV～ ±15mV ─
2.0µA 典型值,
4.0µA 最大值

─ ─ ─ ● 65
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类别 产品名称 特有的功能

应对电池节数 精度

工作时
消耗电流
（典型值）

工作时
消耗电流
（最大值）

充放电
控制用

FET
备 注

封装

页
1 2 3 4 5

6节电池
以上

（使用级联
功能）

过充电 过放电

过电流

S
O

T-
23

-6

S
N

T-
6A

H
S

N
T-

6(
12

12
)

S
N

T-
8A

8-
P

in
 T

S
S

O
P

TM
S

O
P

-8

16
-P

in
 T

S
S

O
P

20
-P

in
 T

S
S

O
P

24
-P

in
 S

S
O

P

放电 充电

电池保护

S-8252 ◉ ±20mV ±50mV ±10mV ±20mV 4.0µA 8.0µA Nch ● ◉ 60

S-8262A 过充电报警输出 ● ±20mV ±50mV ±10mV ±20mV 4.0µA 8.0µA Nch ● 61

S-8253C/D ● ◉ ±25mV ±80mV ±25mV ─ 14µA 28µA Pch C系列:2节电池
D系列:3节电池 ● 61

S-8203A ● ±25mV ±80mV ±15mV ±30mV 20µA 40µA Nch ● 62

S-8254A ● ◉ ±25mV ±80mV ±25mV ─ 12µA 30µA Pch ● 62

S-8204A ● ● ◉ ±25mV ±80mV ±15mV ±30mV 15µA 33µA Pch ● 63

S-8204B ● ● ● ±25mV ±80mV ±15mV ─ 15µA 33µA Nch ● 63

S-8205A/B ● ◉ ±25mV ±80mV ±15mV ±30mV 20µA 40µA Nch A系列:4节电池
B系列:5节电池 ● 63

S-8245A/C 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ● ±20mV ±80mV ±10mV ±10mV 10µA 20µA Nch C系列:充放电路径分离 ● 64

S-8245B/D 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ±20mV ±80mV ±10mV ±10mV 10µA 20µA Nch D系列:充放电路径分离 ● 64

二次保护

S-8206A ◉ ±20mV ─ ─ ─ 1.5µA 3.0µA ─ ◉ ● 65

S-8223A/B/C/D 输出电压限制（B/D 系列） ◉ ◉ ±20mV ─ ─ ─ 0.25µA 0.5µA ─ ● 65

S-8244 ● ● ● ● ±25mV ─ ─ ─ 1.5µA 3.0µA ─ ◉ ● 67

S-8264A/B/C ● ● ◉ ±25mV ─ ─ ─ 2.5µA 5.0µA ─
A系列:CTL端子下拉
B系列:输出闩锁功能
C系列:CTL端子上拉

◉ ● 66

S-8224A/B 输出电压限制（B 系列） ● ● ● ±20mV ─ ─ ─ 0.25µA 0.6µA ─ ● 66

S-8215A ● ● ◉ ±25mV ─ ─ ─ 1.6µA 3.0µA ─ ◉ ● 67

电压监视

S-8259A ◉ ±20mV ±50mV ─ ─ 1.5µA 3.0µA ─ ● 68

S-8209A 电量均衡 ● ◉ ● ● ● ● ±25mV ±50mV ─ ─ 3.5µA 7.0µA ─ N沟道开路漏极输出 ◉ ● 69

S-8209B 电量均衡 ● ◉ ● ● ● ● ±25mV ±50mV ─ ─ 3.5µA 7.0µA ─ P沟道开路漏极输出 ◉ ● 69

S-8249 节能  电量均衡 ● ±0.5% ─ ─ ─ 1.2µA 2.0µA ─ ● 73

S-8225A 输出电压限制 ● ● ● ◉ ±20mV ±80mV ─ ─ 13µA 22µA ─ ● 70

S-8225B 输出电压限制 ◉ ◉ ◉ ±20mV ±80mV ─ ─ 12µA 20µA ─ ● 70

S-8255A 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ● ±20mV ±80mV ─ ─ 10µA 19µA ─ ● 71

S-8255B 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ±20mV ±80mV ─ ─ 10µA 19µA ─ ● 71

过电流监视

S-8239A ● ● ● ● ● ─ ─ ±15mV ─ 3.5µA 7.0µA ─ ● 72

S-8239B ● ● ● ● ● ─ ─ ±15mV ─ 3.5µA 7.0µA ─ 带休眠功能 ● 72

S-8269B ● ● ● ● ● ─ ─ ±1.5mV ±1.5mV 2.0µA 4.0µA ─ ● 72

残余电量简易显示 S-8229 检测电压范围:
10.5～21.5V 3个检测电压:±1.0％ 4.0µA＊1

5.0µA＊2
9.0µA＊1

11µA＊2 ─
＊1:-VDETtotal≥42V
＊2:-VDETtotal＜42V ◉ ● 71

◉：推荐产品
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CMOS IC 2019

类别 产品名称 特有的功能

应对电池节数 精度

工作时
消耗电流
（典型值）

工作时
消耗电流
（最大值）

充放电
控制用

FET
备 注

封装

页
1 2 3 4 5

6节电池
以上

（使用级联
功能）

过充电 过放电

过电流

S
O

T-
23

-6

S
N

T-
6A

H
S

N
T-

6(
12

12
)

S
N

T-
8A

8-
P

in
 T

S
S

O
P

TM
S

O
P

-8

16
-P

in
 T

S
S

O
P

20
-P

in
 T

S
S

O
P

24
-P

in
 S

S
O

P

放电 充电

电池保护

S-8252 ◉ ±20mV ±50mV ±10mV ±20mV 4.0µA 8.0µA Nch ● ◉ 60

S-8262A 过充电报警输出 ● ±20mV ±50mV ±10mV ±20mV 4.0µA 8.0µA Nch ● 61

S-8253C/D ● ◉ ±25mV ±80mV ±25mV ─ 14µA 28µA Pch C系列:2节电池
D系列:3节电池 ● 61

S-8203A ● ±25mV ±80mV ±15mV ±30mV 20µA 40µA Nch ● 62

S-8254A ● ◉ ±25mV ±80mV ±25mV ─ 12µA 30µA Pch ● 62

S-8204A ● ● ◉ ±25mV ±80mV ±15mV ±30mV 15µA 33µA Pch ● 63

S-8204B ● ● ● ±25mV ±80mV ±15mV ─ 15µA 33µA Nch ● 63

S-8205A/B ● ◉ ±25mV ±80mV ±15mV ±30mV 20µA 40µA Nch A系列:4节电池
B系列:5节电池 ● 63

S-8245A/C 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ● ±20mV ±80mV ±10mV ±10mV 10µA 20µA Nch C系列:充放电路径分离 ● 64

S-8245B/D 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ±20mV ±80mV ±10mV ±10mV 10µA 20µA Nch D系列:充放电路径分离 ● 64

二次保护

S-8206A ◉ ±20mV ─ ─ ─ 1.5µA 3.0µA ─ ◉ ● 65

S-8223A/B/C/D 输出电压限制（B/D 系列） ◉ ◉ ±20mV ─ ─ ─ 0.25µA 0.5µA ─ ● 65

S-8244 ● ● ● ● ±25mV ─ ─ ─ 1.5µA 3.0µA ─ ◉ ● 67

S-8264A/B/C ● ● ◉ ±25mV ─ ─ ─ 2.5µA 5.0µA ─
A系列:CTL端子下拉
B系列:输出闩锁功能
C系列:CTL端子上拉

◉ ● 66

S-8224A/B 输出电压限制（B 系列） ● ● ● ±20mV ─ ─ ─ 0.25µA 0.6µA ─ ● 66

S-8215A ● ● ◉ ±25mV ─ ─ ─ 1.6µA 3.0µA ─ ◉ ● 67

电压监视

S-8259A ◉ ±20mV ±50mV ─ ─ 1.5µA 3.0µA ─ ● 68

S-8209A 电量均衡 ● ◉ ● ● ● ● ±25mV ±50mV ─ ─ 3.5µA 7.0µA ─ N沟道开路漏极输出 ◉ ● 69

S-8209B 电量均衡 ● ◉ ● ● ● ● ±25mV ±50mV ─ ─ 3.5µA 7.0µA ─ P沟道开路漏极输出 ◉ ● 69

S-8249 节能  电量均衡 ● ±0.5% ─ ─ ─ 1.2µA 2.0µA ─ ● 73

S-8225A 输出电压限制 ● ● ● ◉ ±20mV ±80mV ─ ─ 13µA 22µA ─ ● 70

S-8225B 输出电压限制 ◉ ◉ ◉ ±20mV ±80mV ─ ─ 12µA 20µA ─ ● 70

S-8255A 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ● ±20mV ±80mV ─ ─ 10µA 19µA ─ ● 71

S-8255B 温度保护  节能  输出电压限制 ● ● ● ±20mV ±80mV ─ ─ 10µA 19µA ─ ● 71

过电流监视

S-8239A ● ● ● ● ● ─ ─ ±15mV ─ 3.5µA 7.0µA ─ ● 72

S-8239B ● ● ● ● ● ─ ─ ±15mV ─ 3.5µA 7.0µA ─ 带休眠功能 ● 72

S-8269B ● ● ● ● ● ─ ─ ±1.5mV ±1.5mV 2.0µA 4.0µA ─ ● 72

残余电量简易显示 S-8229 检测电压范围:
10.5～21.5V 3个检测电压:±1.0％ 4.0µA＊1

5.0µA＊2
9.0µA＊1

11µA＊2 ─
＊1:-VDETtotal≥42V
＊2:-VDETtotal＜42V ◉ ● 71

◉：推荐产品
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S-82A1A 系列1节电池用电池保护IC

SNT-6A
 顶视图
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5  VDD
6  VINI

DFN-6(1414)A
顶视图
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4
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5  CO
6  DO

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.6V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV 
・过充电解除电压 3.1～4.6V *1  精度±50mV

 ・过放电检测电压 2.0～3.0V（10mV的进阶单位）
     精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2  精度±100mV
 ・放电过电流检测电压1 0.01～0.10V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
 ・放电过电流检测电压2 0.03～0.20V（1mV的进阶单位）
     精度±5mV
 ・负载短路检测电压 0.05～0.50V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV
 ・充电过电流检测电压 −0.10～−0.01V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 可选择放电过电流状态的解除条件： 断开负载、连接充电器
● 可选择放电过电流状态的解除电压：
     放电过电流检测电压1（VDIOV1）、
     放电过电流解除电压（VRIOV）=VDD×0.8（典型值）
● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  2.0µA 典型值、4.0µA 最大值 (＋25℃)
 ・休眠时時 50nA 最大值 (＋25℃)
 ・过放电时時 500nA 最大值 (＋25℃)

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压 =过充电检测电压 −过充电滞后电压
 (过充电滞后电压为 0V或者可在 0.1～ 0.4V的范围内，以 50mV为

进阶单位进行选择 )
*2. 过放电解除电压 =过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压为 0V或者可在 0.1～ 0.7V的范围内，以 100mV

为进阶单位进行选择 )
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CMOS IC 2019

S-82B1A 系列带充放电控制功能 1节电池用电池保护IC

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.6V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV 
・过充电解除电压 3.1～4.6V *1  精度±50mV

 ・过放电检测电压 2.0～3.0V（10mV的进阶单位）
     精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2  精度±100mV
 ・放电过电流检测电压1 0.01～0.10V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
 ・放电过电流检测电压2 0.03～0.20V（1mV的进阶单位）
     精度±5mV
 ・负载短路检测电压 0.05～0.50V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV
 ・充电过电流检测电压 −0.10～−0.01V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 放电控制功能
 ・可选择CTL端子的控制逻辑：  动态“H”、动态“L”
 ・可选择CTL端子的内部电阻连接：  上拉、下拉
 ・可选择CTL端子的内部电阻值：  1.0MΩ、2.0MΩ、
     3.0MΩ、4.0MΩ、
    5.0MΩ
● 可选择放电过电流状态的解除条件： 断开负载、连接充电器
● 可选择放电过电流状态的解除电压：
     放电过电流检测电压1（VDIOV1）、
     放电过电流解除电压（VRIOV）=VDD×0.8（典型值）
● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  2.0µA 典型值、4.0µA 最大值 (＋25℃)
 ・休眠时時 50nA 最大值 (＋25℃)
 ・过放电时時 500nA 最大值 (＋25℃)

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压 =过充电检测电压 −过充电滞后电压
 (过充电滞后电压为 0V或者可在 0.1～ 0.4V的范围内，以 50mV为

进阶单位进行选择 )
*2. 过放电解除电压 =过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压为 0V或者可在 0.1～ 0.7V的范围内，以 100mV

为进阶单位进行选择 )

SNT-6A
 顶视图
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带节电功能 1节电池用电池保护IC NEW  S-82B1B 系列

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.6V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV 
・过充电解除电压 3.1～4.6V *1  精度±50mV

 ・过放电检测电压 2.0～3.0V（10mV的进阶单位）
     精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2  精度±100mV
 ・放电过电流检测电压1 0.01～0.10V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
 ・放电过电流检测电压2 0.03～0.20V（1mV的进阶单位）
     精度±5mV
 ・负载短路检测电压 0.05～0.50V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV
 ・充电过电流检测电压 −0.10～−0.01V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 节电功能
 ・可选择PS端子的控制逻辑：  动态“H”、动态“L”
 ・可选择PS端子的内部电阻连接：  上拉、下拉
 ・可选择PS端子的内部电阻值：   1.0MΩ、2.0MΩ、

3.0MΩ、4.0MΩ、5.0MΩ
● 可选择放电过电流状态的解除条件 : 断开负载、连接充电器
● 可选择放电过电流状态的解除电压 : 

放电过电流检测电压1（VDIOV1）、
放电过电流解除电压（VRIOV）=VDD×0.8（典型值）

● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 休眠功能
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时 2.0µA 典型值、4.0µA 最大值 (＋25℃)
 ・休眠时 50nA 最大值 (＋25℃)
 ・节电时 50nA 最大值 (＋25℃)

特　　点

SNT-6A
顶视图
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引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压为0V或者可在0.1～0.4V的范围内，以50mV为进阶单

位进行选择)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V的范围内，以100mV为进阶

单位进行选择)

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站
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CMOS IC 2019

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

1节电池用电池保护IC NEW  S-82C1F 系列

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.6V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV 
・过充电解除电压 3.1～4.6V *1  精度±50mV

 ・过放电检测电压 2.0～3.0V（10mV的进阶单位）
     精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2  精度±100mV
 ・放电过电流检测电压1 0.01～0.10V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
 ・放电过电流检测电压2 0.03～0.20V（1mV的进阶单位）
     精度±5mV
 ・负载短路检测电压 0.05～0.50V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV
 ・充电过电流检测电压 −0.10～−0.01V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 可选择放电过电流状态的解除条件 : 断开负载、连接充电器
● 可选择放电过电流状态的解除电压 : 

放电过电流检测电压1（VDIOV1）、
放电过电流解除电压（VRIOV）=VDD×0.8（典型值）

● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时 2.0µA 典型值、4.0µA 最大值 (＋25℃)
 ・休眠时 50nA 最大值 (＋25℃)
 ・过放电时 1.0µA 最大值 (＋25℃)

特　　点

SNT-6A
顶视图

1

2

3

6

5

4

1  VM
2  CO
3  DO
4  VSS
5  VDD
6  VINI

DFN-6(1414)A
顶视图
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引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压为0V或者可在0.1～0.4V的范围内，以50mV为进阶单

位进行选择)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V的范围内，以100mV为进阶

单位进行选择)
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产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

1节电池用电池保护IC NEW  S-82F1B 系列

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.6V（5mV的进阶单位）
    精度±15mV
 ・过充电解除电压 3.1～4.6V *1 精度±50mV
 ・过放电检测电压 2.0～3.0V（10mV的进阶单位）
    精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2 精度±75mV
 ・放电过电流检测电压1 0.003～0.10V（0.5mV的进阶单位）
      精度±1.5mV
 ・放电过电流检测电压2 0.01～0.10V（1mV的进阶单位）
      精度±3mV
 ・负载短路检测电压 0.02～0.10V（1mV的进阶单位）
     精度±5mV
 ・充电过电流检测电压 −0.10～−0.003V（0.5mV的进阶单位）
     精度±1.5mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 放电过电流状态的解除条件：断开负载
● 放电过电流状态的解除电压：

放电过电流解除电压（VRIOV）=VDD×0.8（典型值）
● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时 2.0µA 典型值、4.0µA 最大值（＋25℃）
 ・休眠时 50nA 最大值（＋25℃）
 ・过放电时 500nA 最大值（＋ 25℃）

特　　点

SNT-6A
顶视图
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引脚排列图

*1.   过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压为 0V或者可在 0.1～ 0.4V的范围内，以 50mV为进

阶单位进行选择 )
*2.   过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压为 0V或者可在 0.1～ 0.7V的范围内，以 100mV进

阶单位进行选择 )

S-8240A 系列1节电池用电池保护IC

SNT-6A
 顶视图
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HSNT-6(1212)
顶视图
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● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.6V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV
 ・过充电解除电压 3.1～4.6V *1  精度±50mV
 ・过放电检测电压 2.0～3.4V（10mV的进阶单位）
     精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2  精度±100mV
 ・放电过电流检测电压 0.015～0.200V（5mV的进阶单位）
     精度±5mV
 ・负载短路检测电压 0.065～0.500V（25mV的进阶单位）*3

     精度±40mV
 ・充电过电流检测电压 −0.200～−0.015V（5mV的进阶单位）
     精度±5mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 可选择放电过电流状态的解除条件 : 断开负载、连接充电器
● 可选择放电过电流状态的解除电压 : VRIOV, VDIOV

● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  1.5µA 典型值、3.0µA 最大值（＋25℃）
 ・休眠时時 50nA 最大值（＋25℃）
 ・过放电时時 500nA 最大值（＋25℃）

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压可在0V～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位进行

选择)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压可在0V～0.7V的范围内，以100mV为进阶单位进行

选择)
*3. 负载短路检测电压=放电过电流检测电压＋0.025×n
 (n可选择2以上的整数)
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CMOS IC 2019

1节电池用电池保护IC S-8200A 系列

SOT-23-6
顶视图
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SNT-6A
 顶视图
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● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.5V  (5mV进阶)
                                                           精度±20mV（+25℃）
                                                             精度±25mV（-10～+60℃）
 ・过充电解除电压 3.1～4.5V*1  精度±30mV
 ・过放电检测电压 2.0～3.4V (10mV进阶)

精度±35mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V*2 精度±50mV
 ・放电过电流检测电压 0.05～0.20V (10mV进阶)

精度±10mV
 ・充电过电流检测电压 −0.20～−0.05V（25mV进阶） 
                                                                                  精度±15mV
● 各种延迟时间只需由内置电路来实现(不需要外接电容)
   精度±20％
● 连接充电器的端子采用高耐压元器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可以选择向0V电池充电功能的“可能”/“禁止”
● 可以选择休眠功能的“有”/“无”
● 宽工作温度范围 −40～+85℃
● 低消耗电流
 ・工作时 2.8µA 典型值，5.0µA 最大值 （+25℃）
 ・休眠时 0.1µA 最大值 （+25℃）

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压为0V或者可在0.1～0.4V的范围内,以50mV为进阶
单位来进行选择)

*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
(过放电滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V的范围内,以100mV为进
阶单位来进行选择)

S-8240B 系列1节电池用电池保护IC

SNT-6A
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HSNT-6(1212)
顶视图
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● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.6V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV
 ・过充电解除电压 3.1～4.6V *1  精度±50mV
 ・过放电检测电压 2.0～3.4V（10mV的进阶单位）
     精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2  精度±100mV
 ・放电过电流检测电压 0.015～0.100V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
 ・负载短路检测电压 0.065～0.500V（25mV的进阶单位）*3

     精度±40mV
 ・充电过电流检测电压 −0.100～−0.015V（1mV的进阶单位）
     精度±3mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 可选择放电过电流状态的解除条件 : 断开负载、连接充电器
● 可选择放电过电流状态的解除电压 : VRIOV, VDIOV

● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  1.5µA 典型值、3.0µA 最大值（＋25℃）
 ・休眠时時 50nA 最大值（＋25℃）
 ・过放电时時 500nA 最大值（＋25℃）

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压可在0V～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位进行

选择)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压可在0V～0.7V的范围内，以100mV为进阶单位进行

选择)
*3. 负载短路检测电压=放电过电流检测电压＋0.025×n
 (n可选择2以上的整数)
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1节电池用电池保护IC S-8211C/D 系列

SOT-23-5
顶视图
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SNT-6A
 顶视图
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● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.9～4.5V (C系列),
  3.6～4.5V (D系列) (进阶单位为5mV)

精度±25mV（+25℃）
精度±30mV（−5～+55℃）

 ・过充电解除电压 3.8～4.43V (C系列),
  3.5～4.4V *1  (D系列)
   精度±50mV
 ・过放电检测电压 2.0～3.0V (进阶单位为10mV)

精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V*2 精度±100mV
 ・放电过电流检测电压 0.05～0.30V (进阶单位为10mV)

精度±15mV
 ・负载短路检测电压 0.5V（固定） 精度±200mV
 ・充电过电流检测电压 −0.1V（固定） 精度±30mV
                                                                               （C系列）
● 各种检测延迟时间只需由内置电路来实现(不需要外接电容)
   精度±20％
● 连接充电器的端子采用高耐压元器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可以选择向0V电池充电功能的“可能”/“禁止”
● 可以选择休眠功能的“有”/“无”
● 宽工作温度范围 −40～+85℃
● 低消耗电流
 ・工作时 3.0µA典型值，5.5µA 最大值 （+25℃）
 ・休眠时 0.2µA 最大值 （+25℃）

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压为0V或者可在0.1～0.4V的范围内,以50mV为进阶
单位来进行选择)

*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
(过放电滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V的范围内,以100mV为进阶
单位来进行选择)

S-8261 系列1节电池用电池保护IC

SOT-23-6
顶视图
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● 内置高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压
  3.9～4.5V（对应5mV的进阶单位）  精度±25mV（25℃）、
    ±30mV（−5～+55℃）
 ・过充电滞后电压
  0.1～0.4V*1  精度±25mV

 过充电滞后电压可以在0.1～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位进行
选择

 ・过放电检测电压
  2.0～3.0V（对应10mV的进阶单位） 精度±50mV
 ・过放电滞后电压
  0.0～0.7V*2 精度±50mV

过放电滞后电压可以在0.0～0.7V的范围内，以100mV为进阶单位进
行选择

 ・过电流1检测电压
  0.05～0.3V（对应10mV的进阶单位） 精度±15mV
 ・过电流2检测电压
  0.5V（固定） 精度±100mV
● 连接充电器的端子采用高耐压元器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 各种延迟时间只需由内置电路来实现（过充电：tCU、过放电：tDL、
过电流1：tIOV1、过电流2：tIOV2）

 （不需外接电容） 精度±20％
● 内置三段过电流检测电路(过电流1、过电流2、负载短路)
● 可以选择向0V电池充电功能的“可能”/“禁止”
● 可以选择休眠功能的“有”/“无”
● 可充电器检测功能、异常充电电流检测功能
・根据检测VM端子的负电压(典型值−0.7V）而解除过放电滞后
  (充电器检测功能)。
・当DO端子电压处于高电位(High),VM端子电压低于充电器检测电
压(典型值−0.7V) 时，CO端子的输出将被设置于低电位(Low)(异
常充电电流检测功能)。

● 低消耗电流
 ・工作时 3.5µA 典型值，7.0µA 最大值
 ・休眠时 0.1µA 最大值
● 宽工作温度范围 −40～+85℃

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (但是，不能选择过充电解除电压＜3.8V的情况)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (但是，不能选择过放电解除电压＞3.4V的情况)
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CMOS IC 2019

S-8230A/B 系列带放电控制功能 1节电池用电池保护IC

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～4.5V（5mV的进阶单位）
    精度±20mV（＋25℃）
    精度±25mV（−10～＋60℃）
 ・过充电解除电压 3.1～4.5V *1  精度±30mV
 ・过放电检测电压 2.0～3.4V（10mV的进阶单位）
     精度±35mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V *2  精度±50mV
 ・放电过电流检测电压 0.05～0.20V（10mV的进阶单位）
     精度±10mV
 ・负载短路检测电压 0.5V（固定） 精度±100mV
 ・充电过电流检测电压 −0.20～−0.05V（25mV的进阶单位）
   −0.16～−0.08V（40mV的进阶单位）
     精度±15mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
     精度±20％
● 放电控制功能
 ・可选择CTL端子的控制逻辑：  动态“H”、动态“L”
 ・可选择CTL端子的内部电阻连接：  上拉、下拉
 ・可选择CTL端子的内部电阻值：  1.0MΩ、2.5MΩ、5.0MΩ
 ・可选择放电禁止状态闩锁功能： 有、无
● 可选择放电过电流状态的解除条件： 断开负载、连接充电器
● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  2.8µA 典型值、5.5µA 最大值（＋25℃）
 ・休眠时時 0.1µA 最大值（＋25℃）

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压为0V或者可在0.1～0.4V的范围内，以50mV为进阶

单位进行选择)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V的范围内，以100mV为进

阶单位进行选择)

SNT-6A
 顶视图
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S-8250A/B 系列带放电控制功能 1节电池用电池保护IC

●  放电过电流检测电压
（可按照充放电控制用FET的通态电阻来设定电源电压依存性） 
  0.05～0.15V（1mV的进阶单位）

   精度±10mV（＋25℃）
● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 4.1～4.6V（5mV的进阶单位）
    精度±20mV（＋25℃）
    精度±25mV（−10～＋60℃）
 ・过充电解除电压 3.7～4.6V *1  精度±30mV
 ・过放电检测电压 2.0～2.8V（10mV的进阶单位）
     精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.0V *2  精度±100mV
 ・负载短路检测电压 0.25～0.50V（50mV的进阶单位） 

    精度±50mV
 ・充电过电流检测电压 −0.20～−0.05V（25mV的进阶单位）
     精度±15mV
● 各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 放电控制功能（A系列）
 ・可选择CTL端子的控制逻辑：  动态“H”、动态“L”
 ・可选择CTL端子的内部电阻连接：  上拉、下拉
 ・可选择CTL端子的内部电阻值：  1.0MΩ、2.0MΩ、

3.0MΩ、4.0MΩ、5.0MΩ
 ・可选择放电禁止状态闩锁功能： 有、无
● 可选择放电过电流状态的解除条件： 断开负载、连接充电器
● 充电器连接端子采用高耐压器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可选择向0 V电池充电的功能的“允许”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  2.0µA 典型值、4.0µA 最大值（＋25℃）
 ・休眠时時 50nA 最大值（＋25℃）

特　　点 引脚排列图

SNT-6A
顶视图
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*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压可在0～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位进行

选择)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压可在0～0.7V的范围内，以100mV为进阶单位进行

选择)

2节电池串联用电池保护IC S-8252 系列

SOT-23-6
顶视图
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● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压n（n=1, 2） 3.550～4.600V (5mV进阶)
                        精度±20mV（+25℃）
                         精度±25mV（−10～+60℃）
 ・过充电解除电压n（n=1, 2） 3.150～4.600V*1   精度±30mV
 ・过放电检测电压n（n=1, 2） 2.00～3.00V (10mV进阶)

精度±50mV
 ・过放电解除电压n（n=1, 2） 2.00～3.40V*2 精度±100mV
 ・放电过电流检测电压 0.05～0.40V (10mV进阶)

精度±10mV
 ・负载短路检测电压 0.5V（固定） 精度±100mV
 ・充电过电流检测电压 −0.40～−0.05V（25mV进阶）
                                          精度±20mV
● 可选择充电过电流检测功能的“有”/“无”
● 各种延迟时间只需由内置电路来实现(不需要外接电容)
   精度±20％
● 连接充电器的端子采用高耐压元器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 可以选择向0V电池充电功能的“可能”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 宽工作温度范围 −40～+85℃
● 低消耗电流
 ・工作时 4.0µA 典型值，8.0µA 最大值 （+25℃）
 ・休眠时 0.1µA 最大值 （+25℃）

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压n（n=1, 2）为0V或者可在0.1～0.4V的范围内，
以50mV为进阶单位来进行选择)

*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
(过放电滞后电压n（n=1, 2）为0V或者可在0.1～0.7V的范围内，
以100mV为进阶单位来进行选择)
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CMOS IC 2019

S-8262A 系列2节电池串联用电池保护IC

●  针对各节电池的高精度电压检测功能
       • 过充电检测电压n (n=1, 2)     3.9～4.5V (5mV进阶) 
                                                                    精度±20mV (+25℃)
                                                                    精度±25mV (－10～+60℃)
       • 过充电解除电压n (n=1, 2)     3.8～4.5V*1 精度±30mV
       • 过放电检测电压n (n=1, 2)     2.0～3.0V (10mV进阶) 
                                                                           精度±50mV
       • 过放电解除电压n (n=1, 2)  2.0～3.4V*2 精度±100mV
       • 放电过电流1检测电压  0.05～0.20V (10 mV进阶)      
                                                                         精度±10mV
       • 放电过电流2检测电压  0.20～0.40V (20mV进阶) 
                                                                                 精度±20mV
       • 负载短路检测电压  0.7V (固定)     精度±100mV
       • 充电过电流检测电压  －0.40～－0.05V (25mV进阶)  
                                                                                  精度±20mV
●  各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容) 
                                                                                    精度±20%
●  充电器连接端子采用高耐压器件 
      (VM端子、CO端子 : 绝对最大额定值=28V)
●  可选择 “允许” / “禁止” 向0 V电池充电的功能
●  工作温度范围广                       －40～+85℃
●  消耗电流低
       • 工作时                                  8.0µA 最大值 (+25℃) 
       • 休眠时                                  0.1µA 最大值 (+25℃)

SNT-8A
顶视图

8

7

6

5

1

2

3

4

1  CO
2  DO
3  AO
4  VSS
5  VC
6  VDD
7  DP
8  VM

引脚排列图特　　点

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压n（n=1, 2）为0V或者可在0.1～0.4V的范围内以
25mV为进阶单位来选择）

*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压n（n=1, 2）为0V或者可在0.1～0.7V的范围内以 
 100mV为进阶单位来选择）

S-8253C/D 系列

● 针对各节电池的高精度电压检测功能
・过充电检测电压n（n=1～3）3.9～4.4V（进阶单位为50mV）
 精度±25mV
・过充电解除电压n（n=1～3）3.8～4.4V*1 精度±50mV
・过放电检测电压n（n=1～3）2.0～3.0V（进阶单位为100mV）
 精度±80mV
・过放电解除电压n（n=1～3）2.0～3.4V*2 精度±100mV

● 3段过电流检测功能 (包含负载短路)
・过电流检测电压1　0.05～0.30V（进阶单位为50mV）精度±25mV
・过电流检测电压2　0.5V（固定）
・过电流检测电压3　1.2V（固定）

● 各种延迟时间 (过充电、过放电、过电流) 仅通过内置电路即可实现 
(不需要外接电容)

● 通过控制端子可以禁止充放电
● 可以选择向0V电池充电功能的“可能”/“禁止”
● 高耐压元器件 绝对最大额定值26V
● 宽工作电压范围 2～24V
● 宽工作温度范围 −40～+85℃
● 低消耗电流
・工作时 28µA 最大值（+25℃）
・休眠时時 0.1µA 最大值（+25℃）

2节/3节电池串联用电池保护IC

8-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4

8
7
6
5

1  DOP
2  COP
3  VMP
4  CTL
5  VSS
6  VC2
7  VC1
8  VDD

特　　点 引脚排列图

*1.    过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压n（n=1～3）为0V或者在0.1～0.4V的范围内以
50mV为进阶单位来选择)

*2.    过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
(过放电滞后电压n（n=1～3）为0V或者在0.2～0.7V的范围内以
100mV为进阶单位来选择)
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S-8203A 系列3节电池串联用电池保护IC

● 针对各节电池的高精度电压检测功能
 ・过充电检测电压n（n=1～3） 3.55～4.50V *1 （50mV的进阶单位） 

    精度±25mV 
・过充电解除电压n（n=1～3）3.30～4.50V *2 精度±50mV

 ・过放电检测电压n（n=1～3）2.0～3.2V *1 （100mV的进阶单位）
     精度±80mV
 ・过放电解除电压n（n=1～3）2.0～3.4V *3 精度±100mV
● 2段放电过电流检测功能
 ・放电过电流检测电压 0.05～0.30V *4（50mV的进阶单位）
     精度±15mV
 ・负载短路检测电压 0.50～1.0V *4（100mV的进阶单位）
     精度±100mV
● 充电过电流检测功能
 ・充电过电流检测电压 −0.30～−0.05V（50mV的进阶单位）
     精度±30mV
● 过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间、放电过电流检测延迟
时间、充电过电流检测延迟时间可通过外接电容来进行设置
(负载短路检测延迟时间为内部固定)

● 通过充电控制用控制端子和放电控制用控制端子，可单独控制充
电、放电 

● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 高耐压： 绝对最大额定值=28V
● 工作电压范围广： 2～24V
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  40µA 最大值（＋25℃）
 ・休眠时時 0.1µA 最大值（＋25℃）

特　　点 引脚排列图

*1.    过充电解除电压n（n=1～3）和过充电检测电压n（n=1～3）的电压差
             不可以选择0.6V以下

*2.    过充电滞后电压n（n=1～3）为0V或者在0.1～0.4V的范围内以50mV    
        为进阶单位来选择
         (过充电滞后电压=过充电检测电压−过充电解除电压)
*3.    过放电滞后电压n（n=1～3）为0V或者在0.2～0.7V的范围内以100mV    
        为进阶单位来选择
         (过放电滞后电压=过放电解除电压−过放电检测电压)
*4.   放电过电流检测电压和负载短路检测电压的的电压差不可以选择0.3V以下

16-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4
5
6
7
8

14
13
12
11
10

9

16
15

1 VM
2 CO
3 DO
4 VINI
5 CTLC
6 CTLD
7 CCT
8 CDT
9 CIT
10 VSS
11 NPI
12 VC4
13 VC3
14 VC2
15 VC1
16 VDD

S-8254A 系列

● 针对各节电池的高精度电压检测功能
・过充电检测电压n（n=1～4）3.9～4.4V（进阶单位为50mV）
  精度±25mV
・过充电解除电压n（n=1～4）3.8～4.4V*1 精度±50mV
・过放电检测电压n（n=1～4）2.0～3.0V（进阶单位为100mV）
  精度±80mV
・过放电解除电压n（n=1～4）2.0～3.4V*2 精度±100mV

● 3段过电流检测功能
・过电流检测电压1 0.05～0.30V（进阶单位为50mV） 精度±25mV
・过电流检测电压2 0.5V 精度±100mV
・过电流检测电压3 VVC1−1.2V 精度±300mV

● 通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间、
过电流检测延迟时间1

　 (过电流检测延迟时间2、过电流检测延迟时间3在内部被固定)
● 通过SEL端子可以实现3节串联用/4节串联用的切换
● 通过控制端子可以控制充放电
● 高耐压元器件 绝对最大额定值26V
● 宽工作电压范围 2～24V
● 宽工作温度范围 −40～+85℃
● 低消耗电流
・工作时 30µA 最大值（+25℃）
・休眠时時 0.1µA 最大值（+25℃）

*1. 过充电滞后电压n (n=1～4)为0V或者在0.1～0.4V的范围内以50mV为进阶
单位来选择

(过充电滞后电压=过充电检测电压−过充电解除电压）
*2. 过放电滞后电压n (n=1～4)为0V或者在0.2～0.7V的范围内以100mV为进阶

单位来选择
(过放电滞后电压=过放电解除电压−过放电检测电压）

3节/4节电池串联用电池保护IC

特　　点 引脚排列图

16-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4
5
6
7
8

14
13
12
11
10

9

16
15

1 COP
2 VMP
3 DOP
4 VINI
5 CDT
6 CCT
7 VSS
8 NC
9 NC
10 SEL
11 CTL
12 VC4
13 VC3
14 VC2
15 VC1
16 VDD
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CMOS IC 2019

S-8204A/B 系列3节/4节电池串联用电池保护IC

特　　点 引脚排列图
●  针对各节电池的高精度电压检测功能

· 过充电检测电压n (n=1～4)  3.8～4.6V (进阶单位为50mV)  
        (A系列)

    3.65～4.6V (进阶单位为50mV)
       (B系列)

     精度±25mV
· 过充电解除电压n  (n=1～4) 3.6～4.6V*1 (A系列)

    3.5～4.6V*1 (B系列)
     精度±50mV
· 过放电检测电压n (n=1～4)     2.0～3.0V (进阶单位为100mV) 
      精度±80mV
· 过放电解除电压n (n=1～4)   2.0～3.4V*2  精度±100mV

●  3段过电流检测功能
· 过电流检测电压1   0.05～0.3V (进阶单位为50mV)
      精度±15mV
· 过电流检测电压2  0.5 V (固定)  精度±100mV
· 负荷短路检测电压  1.0 V (固定)  精度±300mV

●  充电过电流检测功能 (A系列)
· 充电过电流检测电压 −0.25～−0.05V (进阶单位为50mV) 
      精度±30mV

●  通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间、
 放电过电流检测延迟时间1、放电过电流检测延迟时间2和充电过电流 
 检测延迟时间(A系列)
 (负荷短路检测延迟时间为内部固定)
●  通过SEL端子可以实现3节串联用/4节串联用的切换
●  通过控制充电控制用端子和放电控制用端子可单独控制充放电。
●  采用高耐压元件 绝对最大额定值24V
●  宽工作电压范围 2～22V
●  宽工作温度范围 −40～+85°C
●  低消耗电流

· 工作时 33μA 最大值 (+25°C)
· 休眠时 0.1μA 最大值 (+25°C)

8
7
6
5

3
2

4

1

11

16

9
10

12

14
15

13

16-Pin TSSOP
顶视图

1 COP
2 VMP
3 DOP
4 VINI
5 CDT
6 CCT
7 CIT
8 SEL
9 VSS
10 VC4
11 VC3
12 VC2
13 VC1
14 VDD
15 CTLD
16 CTLC

*1.  过充电滞后电压n (n=1～4)为0V或者在0.1～0.4V的范围内以50mV为进
阶单位来选择

   (过充电滞后电压=过充电检测电压−过充电解除电压)
*2.  过放电滞后电压n (n=1～4)为0V或者在0.2～0.7V的范围内以100mV为进

阶单位来选择

      (过放电滞后电压=过放电解除电压−过放电检测电压)

S-8205A/B 系列4节/5节电池串联用电池保护IC

特　　点 引脚排列图
●  针对各节电池的高精度电压检测功能

· 过充电检测电压n (n=1～5)      3.55～4.50V*1  (进阶单位为50mV)
     精度±25mV

· 过充电解除电压n (n=1～5)      3.30～4.50V*2  精度±50mV
· 过放电检测电压n (n=1～5)      2.0～3.2V*1  (进阶单位为100mV) 
     精度±80mV
· 过放电解除电压n (n=1～5)     2.0～3.4V*3 精度±100mV

●  2段的放电过电流检测功能
· 放电过电流检测电压  0.05～0.30V*4 (进阶单位为50 mV) 
     精度±15mV
· 负载短路检测电压   0.50～1.0V*4 (进阶单位为100mV) 
     精度±100mV

●  充电过电流检测功能 

· 充电过电流检测电压   −0.30～−0.05V (进阶单位为50mV) 
     精度±30V

●  通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间、 
 放电过电流检测延迟时间、充电过电流检测延迟时间
 (负荷短路检测延迟时间为内部固定)
● S-8205A系列：4节串联用
 S-8205B系列：5节串联用
●  可以选择“有”或“无”休眠功能
●  通过控制充电控制用端子和放电控制用端子可单独控制充放电。
●  采用高耐压元件 绝对最大额定值28V
● 宽工作电压范围 2～24V
●  宽工作温度范围 −40～+85°C
●  低消耗电流

· 工作时 40μA 最大值 (+25°C)
· 休眠时 0.1μA 最大值 (+25°C)

16-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4
5
6
7
8

14
13
12
11
10

9

16
15

1 VM
2 CO
3 DO
4 VINI
5 CTLC
6 CTLD
7 CCT
8 CDT
9 CIT
10 VSS
11 VC5
12 VC4
13 VC3
14 VC2
15 VC1
16 VDD

*1.  过充电检测电压n (n=1～5)和过放电检测电压n (n=1～5)的电压差不可选择
0.6V以下。

*2.  过充电滞后电压n (n=1～5)为0V或者在0.1～0.4V的范围内以50mV为进阶单
位来选择。

(过充电滞后电压 = 过充电检测电压－过充电解除电压)
*3.  过放电滞后电压n (n=1～5)为0V或者在0.2～0.7V的范围内以100mV为进阶
单位来选择。

 (过放电滞后电压 = 过放电解除电压－过放电检测电压)
*4.  放电过电流检测电压和负载短路检测电压的电压差不可选择0.3V以下。
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3～5节电池串联用电池保护IC NEW  S-8245A/B/C/D 系列

●  针对各节电池的高精度电压检测功能
· 过充电检测电压n (n=1～5)      3.55～4.6V (进阶单位为50mV)

     精度±20mV
· 过充电解除电压n (n=1～5)      3.15～4.6V*1  精度±50mV
· 过放电检测电压n (n=1～5)      2.0～3.2V  (进阶单位为100mV) 
     精度±80mV
· 过放电解除电压n (n=1～5)     2.0～3.4V*2  精度±100mV
· 放电过电流1检测电压 0.02～0.30V (进阶单位为10mV)
     精度±10mV
· 放电过电流2检测电压 0.04～0.50V (进阶单位为20mV)
     精度±15mV
· 负载短路检测电压  0.10～1.00V (进阶单位为25mV)
     精度±50mV
· 充电过电流检测电压  −0.30～−0.02V (进阶单位为10mV)
     精度±10mV

● 通过外接电容可设置各种延迟时间 (负载短路检测延迟时间、温度
检测延迟时间为内部固定)

● 通过各个控制端子分别控制充电禁止、放电禁止和节能工作
● 可选择CIT端子内部电阻值 :831kΩ (典型值)、8.31MΩ (典型值)
● CO端子、DO端子输出电压限于15V (最大值)
● 通过SEL1端子、SEL2端子可以切换3节～5节串联用的电池
● 通过级联连接可保护6节以上的串联电池（S-8245A/C 系列）
● 通过连接NTC，可以进行4种不同温度的检测

充电时高温检测比率、放电时高温检测比率：
 0.600～0.900 (0.005进阶) 精度±0.005
充电时低温检测比率、放电时低温检测比率：
 0.030～0.400 (0.005进阶) 精度±0.005

● 高耐压:  绝对最大额定值28V
● 可以选择向 0V电池充电功能的“可能”/“禁止”
● 可选择休眠功能的“有”/“无”
● 宽工作电压范围 5～ 24V
● 宽工作温度范围 −40～ +85℃
●  低消耗电流
 ・工作时 20µA 最大值（+25℃）
 ・休眠时 0.5µA 最大值（+25℃）
 ・节能时 0.1µA 最大值（+25℃）

特　　点

1 TH
2 VDD
3 VC1
4 VC2
5 VC3
6 VC4
7 VC5
8 VSS
9 VINI
10 SEL1
11 SEL2
12 CICT
13 CCT
14 CDT
15 CIT
16 CIT2
17 PSO
18 DO
19 CO
20 VM
21 CTLC
22 CTLD
23 PSI
24 VREG

5
4

6

8
9

10
11
12

7

2
3

1

20
21

19

17

13
14
15
16

18

23
22

24

24-Pin SSOP
顶视图

引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压n（n=1～5）在0～0.4V的范围内，以50mV为进阶单
位来进行选择)

*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
(过放电滞后电压n（n=1～5）在0～0.7V的范围内，以100mV为进阶单
位来进行选择)

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站
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CMOS IC 2019

1节电池用电池保护IC（二级保护用） NEW  S-8216A 系列

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 4.0～5.0V（5mV的进阶单位）
     精度±15mV
 ・过充电解除电压 3.6～4.95V *1 精度±50mV
 ・放电过电流检测电压 0.003～0.10V (进阶单位为0.5mV)

     精度±1.5mV
● 检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 输出方式 :  CMOS输出
● 可选择输出逻辑 : 动态“H”、动态“L”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  2.0µA 典型值、4.0µA 最大值 （＋25℃）

特　　点

SNT-6A
顶视图
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1  VM
2  CO
3  DO
4  VSS
5  VDD
6  VINI

引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压可在0.05～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位进行

选择)

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

S-8206A 系列1节电池用电池保护IC（二级保护用）

SNT-6A
 顶视图
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5  VDD
6  VM

HSNT-6(1212)
顶视图

1
2
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4

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.5～5.0V（5mV的进阶单位）
     精度±20mV
 ・过充电解除电压 3.1～4.95V *1 精度±50mV
● 检测延迟时间仅通过内置电路即可实现（不需要外接电容）
● 可选择输出逻辑 : 动态“H”、动态“L”
● 工作温度范围广： −40～＋85℃
● 消耗电流低
 ・工作时  1.5µA 典型值、3.0µA 最大值 （＋25℃）

特　　点 引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压可在0.05～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位进行

选择)

S-8223A/B/C/D 系列2节/3节电池串联用电池保护IC (二次保护用)

特　　点

●  针对各节电池的高精度电压检测电路
· 过充电检测电压n (n=1～3): 
 3.600～4.700V (进阶单位为50mV)
  精度±20mV (Ta=+25°C)
  精度±25mV (Ta=−10～+60°C)
· 过充电滞后电压n (n=1～3)*1: 
 0.0～−550mV (进阶单位为50mV)
 −300～−550mV 精度±20%
 −100～−250mV 精度±50mV
 −50mV 精度±25mV
 0.0 mV 精度−25～+20mV

● 过充电检测延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容)
 可选择过充电检测延迟时间 :  1s, 2s, 4s, 6s, 8s
 可选择过充电解除延迟时间 :  2ms, 64ms
● 内置定时复位延迟电路
● 可选择输出方式 (S-8223A/C系列) : CMOS输出、N沟道开路漏极输出
● 可选择输出逻辑 (S-8223A/C系列) : 动态 "H"、动态 "L"
● CO端子输出电压限于11.5V (最大值) (S-8223B/D系列)*2

● 高耐压 : 绝对最大额定值28V
● 工作电压范围广 : 3.6～28V
● 工作温度范围广 : Ta=−40～+85°C
●  消耗电流低

工作时 (各节电池VCU－1.0V时) :  0.25μA (典型值)、0.5μA (最大值) (Ta=+25°C)
过放电时 (各节电池VCU×0.5V) : 0.3μA (最大值) (Ta=+25°C)

引脚排列图

*1. 过充电滞后电压在以如下等式计算的范围内选择。

 (过充电检测电压n)+(过充电滞后电压n)≥3.4V
*2. 输出逻辑仅限动态 "H"。

SNT-6A
 顶视图
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S-8264A/B/C 系列2～4节电池串联用电池保护IC（二级保护用）

● 针对各节电池的高精度电压检测电路
・过充电检测电压n（n=1～4）
　4.20～4.80V（进阶单位为50mV） 精度±25mV（+25℃）
　    精度±30mV（−5～+55℃）
・过充电滞后电压n（n=1～4）
　−0.52±0.21V、−0.39±0.16V、−0.26±0.11V、−0.13±0.06V、无电压

● 仅通过内置电路即可获得检测时的延迟时间 (不需要外接电容)
● 通过CTL端子的输出控制功能 (CTL端子在内部下拉)  (S-8264A系列)
 通过CTL端子的输出控制功能 (CTL端子在内部上拉)  (S-8264C系列)
● 过充电检测后的输出闩锁功能 (S-8264B系列)
● 输出方式、输出逻辑 CMOS输出动态“H”
● 高耐压元器件 绝对最大额定值26V
● 宽工作电压范围 3.6V～24V
● 宽工作温度范围 −40～+85℃
● 低消耗电流 
 ・各节电池3.5V时 5.0µA 最大值 (+25℃）
 ・各节电池2.3V时 4.0µA 最大值 (+25℃）

SNT-8A
顶视图
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顶视图
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1 VDD
2 SENSE
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4 VC2
5 VC3
6 VSS
7 CTL
8 CO

特　　点 引脚排列图

S-8224A/B 系列2～4节电池串联用电池保护IC (二次保护用)

特　　点

●  针对各节电池的高精度电压检测电路
· 过充电检测电压n (n=1～4): 
 3.600～4.700V (进阶单位为50mV)
  精度±20mV (Ta=+25°C)
  精度±25mV (Ta=−10～+60°C)
· 过充电滞后电压n (n=1～4)*1: 
 0.0～−550mV (进阶单位为50mV)
 −300～−550mV 精度±20%
 −100～−250mV 精度±50mV
 −50mV 精度±25mV
 0.0 mV 精度−25～+20mV

● 过充电检测延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容)
 可选择过充电检测延迟时间 :  1s, 2s, 4s, 6s, 8s
 可选择过充电解除延迟时间 :  2ms, 64ms
● 内藏定时复位延迟电路
● 通过CTL端子的输出控制功能
● 可选择输出方式 (S-8224A系列) : CMOS输出、N沟道开路漏极输出
● 可选择输出逻辑 (S-8224A系列) : 动态 "H"、动态 "L"
● CO端子输出电压限于11.5V (最大值) (S-8224B系列)*2

● 高耐压 : 绝对最大额定值28V
● 工作电压范围广 : 3.6～28V
● 工作温度范围广 : Ta=−40～+85°C
●  消耗电流低

工作时 (各节电池VCU－1.0V时) :  0.25μA (典型值)、0.6μA (最大值) (Ta=+25°C)
过放电时 (各节电池VCU×0.5V) : 0.3μA (最大值) (Ta=+25°C)

引脚排列图

*1. 过充电滞后电压在以如下等式计算的范围内选择。

 (过充电检测电压n)+(过充电滞后电压n)≥3.4V
*2. 输出逻辑仅限动态 "H"。

SNT-8A
顶视图
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CMOS IC 2019

S-8244 系列1～4节电池串联用电池保护IC（二级保护用）

● 内置高精度电压检测电路
・过充电检测电压：3.700～4.550V： ±25mV精度（+25℃)

(对应5mV的进阶单位) ±50mV精度（–40～+85℃)
・滞后： 可选择5种中的任意一种

0.38±0.1V、0.25±0.07V、0.13±0.04V、
0.045±0.02V、无

● 耐高压元器件： 绝对最大额定值　26V
● 宽工作电压范围： 3.6～24V

(过电压检测后延迟电路正常工作的范围)
● 可通过外接电容来设置检测时的延迟时间
● 低消耗电流： 各节3.5V时  3.0µA 最大值（+25℃）
   各节2.3V时  2.4µA 最大值（+25℃）
● 输出方式、输出逻辑：可选择5种中的任意一种

CMOS输出动态“H”
CMOS输出动态“L”
P沟道开路漏极输出动态“L”
N沟道开路漏极输出动态“H”
N沟道开路漏极输出动态“L”
(但滞后为0.045V的产品只有CMOS输出或N沟道开
路漏极输出）

SNT-8A
顶视图
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顶视图
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特　　点 引脚排列图

S-8215A 系列3～5节电池串联用电池保护IC（二级保护用）

特　　点

●  针对各节电池的高精度电压检测电路
· 过充电检测电压n (n=1～5): 3.60～4.70V (进阶单位为50mV)
   精度±25mV (+25°C)
   精度±30mV (−5～+55°C)
· 过充电滞后电压n (n=1～5): 0.0～−550mV (进阶单位为50mV)

−300～−550mV   精度为±20%
−100～−250mV   精度为±50mV
0.0～−50mV   精度为±25mV

●  仅通过内置电路即可获得检测时的延迟时间 (不需要外接电容)
●  可选择输出方式: CMOS输出、N沟道开路漏极输出、
   P沟道开路漏极输出 

●  可选择输出逻辑： 输出动态“H”、 输出动态“L”
●  采用高耐压元件 绝对最大额定值28V
● 宽工作电压范围 3.6～26V
●  宽工作温度范围 −40～+85°C
●  低消耗电流

各节电池VCUn－1.0V时 3.0μA 最大值 (+25°C)
各节电池2.3V时  1.7μA 最大值 (+25°C)

引脚排列图
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 顶视图
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S-8259A 系列1节电池用电池监视IC

特　　点

●  高精度电压检测电路
· 过充电检测电压 3.5～4.6V (进阶单位为5mV)
   精度±20mV
· 过充电解除电压 3.1～4.6V *1 精度±50mV
· 过放电检测电压 2.0～3.4V (进阶单位为10mV)
   精度±50mV
· 过放电解除电压 2.0～3.4V *2 精度±100mV

●  各种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容)
●  宽工作温度范围 −40～+85°C
●  消耗电流低
 ・工作时  1.5µA 典型值、3.0µA 最大值（＋25℃）
 ・过放电时時 2.0µA  最大值（＋25℃）
● 可选择CO端子的输出逻辑 输出动态“H”、 输出动态“L”

引脚排列图

SOT-23-6
顶视图
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1  DO
2  VM
3  CO
4  NC
5  VDD
6  VSS

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
 (过充电滞后电压可在0～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位进行选

择)
*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
 (过放电滞后电压可在0.1～0.7V的范围内，以100mV为进阶单位进行

选择)

1节电池用电池保护IC S-8211E 系列

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压 3.6～4.5V（进阶单位为5mV）
    精度±25mV（＋25℃）
    精度±30mV（−5～＋55℃）
 ・过充电解除电压 3.5～4.4 V*1   精度±50mV
 ・过放电检测电压 2.0～3.0V（进阶单位为10mV）
      精度±50mV
 ・过放电解除电压 2.0～3.4V*2   精度±100mV
● 各种延迟时间只需由内置电路来实现(不需要外接电容)
      精度±20％
● 宽工作温度范围 −40～＋85℃
● 低消耗电流
 ・工作时 3.0µA 典型值，5.5µA 最大值 （+25℃）
 ・过放电时 2.0µA 典型值，3.5µA 最大值 （+25℃）
● 可选择CO端子的输出逻辑 输出动态“H”、 输出动态“L”
 

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压为0V或者可在0.1～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位
来进行选择)

*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
(过放电滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V的范围内，以100mV为进阶单
位来进行选择)

特　　点 引脚排列图

SOT-23-5
顶视图
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CMOS IC 2019

S-8209A/B 系列带电量均衡功能的电池保护用IC

特　　点 引脚排列图

● 高精度电压检测电路
・过充电检测电压  3.55～4.4V (进阶单位为5mV) 
        精度±25mV
・过充电解除电压  3.5～4.4V*1  精度±50mV

 ・电量平衡检测电压  3.55～4.4V (进阶单位为5mV)*2  
       精度±25mV
・电量平衡解除电压  3.5～4.4V*3  精度±50mV

 ・过放电检测电压  2.0～3.0V (进阶单位为10mV)  
       精度±50mV
・过放电解除电压  2.0～3.4V*4  精度±100mV

● 可通过外接电容在输出端子上设定延迟时间
● 可在CTLC、CTLD端子上控制充电、放电和电量平衡
● 配置充电／放电的2种电量平衡功能*5

● 宽工作温度范围  −40～+85℃
● 低消耗电流  7.0μA 最大值

  *1. 过充电解除电压 = 过充电检测电压－过充电滞后电压
       (过充电滞后电压可在0～0.4V的范围内，以50mV为进阶单位来进行选择)
  *2. 过充电检测电压＞电量平衡检测电压
       (一直将过充电检测电压设定为高于电量平衡检测电压)
  *3. 电量平衡解除电压 = 电量平衡检测电压－电量平衡滞后电压
       (电量平衡滞后电压可在0～0.4V范围内，以50mV为进阶单位来进行选择)
  *4. 过放电解除电压 = 过放电检测电压＋过放电滞后电压
       (过放电滞后电压可在0～0.7V范围内，以100mV为进阶单位来进行选择)
  *5. 也可以选择无放电电量平衡功能

SNT-8A
顶视图
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8-Pin TSSOP
顶视图
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2
3
4
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1 CTLC
2 CTLD
3 VDD
4 CDT
5 VSS
6 DO
7 CO
8 CB

1 CTLC
2 CTLD
3 VDD
4 CDT
5 VSS
6 DO
7 CO
8 CB
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S-8225A/B 系列3～5节电池串联用电池监视IC

特　　点 引脚排列图
●  针对各节电池的高精度电压检测功能

· 过充电检测电压n (n=1～5)  
      3.5～4.4V (进阶单位为50mV)                      精度±20mV(+25°C)，      
                                                                                 ±30mV(0～+60°C)
· 过充电解除电压n  (n=1～5) 
      3.3～4.4V*1                                                  精度±50mV
· 过放电检测电压n (n=1～5)    
      2.0～3.2V (进阶单位为100mV) （S-8225A系列）
      2.2～3.2V (进阶单位为100mV) （S-8225B系列）                
                                                                          精度±80mV
· 过放电解除电压n (n=1～5)   
      2.1～3.4V*2（S-8225A系列）
      2.2～3.4V*3（S-8225B系列）                     精度±100mV

●  通过外接电容可设置过充电检测延迟时间、过放电检测延迟时间
●  通过SEL1端子和SEL2端子可以切换3节～5节串联电池
●  可以进行并联连接（S-8225A系列）
●  通过CTLC端子来控制CO端子、CTLD端子来控制DO端子
●  CO端子和DO端子的输出电压限制为12V (最大值)
●  可选择输出逻辑（S-8225B系列） 
                               动态 "H"、动态 "L"
●  采用高耐压元件 绝对最大额定值28V
●  宽工作电压范围 4～26V
●  宽工作温度范围 −40～+85°C
●  低消耗电流

· 工作时(V1=V2=V3=V4=V5=3.4V)
      22μA 最大值 (+25°C)（S-8225A系列）
                                     20μA 最大值 (+25°C)（S-8225B系列）
· 休眠时(V1=V2=V3=V4=V5=1.6V)
     4.5μA 最大值 (+25°C)（S-8225A系列）
                                     3.0μA 最大值 (+25°C)（S-8225B系列）

8
7
6
5

3
2

4

1

11

16

9
10

12

14
15

13

16-Pin TSSOP
顶视图

1 CTLD
2 CTLC
3 CO
4 DO
5 SEL1
6 SEL2
7 CDT
8 CCT
9 VSS
10 VC6
11 VC5
12 VC4
13 VC3
14 VC2
15 VC1
16 VDD

*1. 过充电滞后电压n (n=1～5)为0V或者在0.1～0.4V的范围内以50mV为进阶
      单位来选择

   (过充电滞后电压=过充电检测电压−过充电解除电压)
*2. 过放电滞后电压n (n=1～5)为0～0.7V的范围内以100mV为进阶单位来选择
     (过放电滞后电压=过放电解除电压−过放电检测电压)
*3. 过放电滞后电压n (n=1～5)为0V或者0.2V～0.7V的范围内以100mV为进阶
      单位来选择
     (过放电滞后电压=过放电解除电压−过放电检测电压)
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CMOS IC 2019

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

3～5节电池串联用电池监视IC NEW  S-8255A/B 系列

● 高精度电压检测电路
 ・过充电检测电压n（n=1～5） 3.55～4.6V（进阶单位为50mV）
    精度±20mV
 ・过充电解除电压n（n=1～5） 3.15～4.6V*1 精度±50mV
 ・过放电检测电压n（n=1～5） 2.0～3.2V（进阶单位为100mV）
    精度±80mV
 ・过放电解除电压n（n=1～5） 2.0～3.4V*2 精度±100mV
● 通过外接电容可设置各种延迟时间 (温度检测延迟时间为内部固定)
● 通过各个控制端子分别控制充电禁止、放电禁止和节能工作
● 可选择0V电池检测功能 :  有、无
● CO端子、DO端子输出电压限于8V (最大值)
● 通过SEL1端子、SEL2端子可以切换3节～5节串联用的电池
● 通过级联连接可监视6节以上的串联电池（S-8255A系列）
● 通过连接NTC，可以进行4种不同温度的检测

充电时高温检测比率、放电时高温检测比率：
 0.600～0.900 (0.005进阶) 精度±0.005
充电时低温检测比率、放电时低温检测比率：
 0.030～0.400 (0.005进阶) 精度±0.005

●  采用高耐压元件 绝对最大额定值28V
●  宽工作电压范围 5～24V
●  宽工作温度范围 −40～+85°C
●  低消耗电流
 ・工作时 19µA 最大值 (+25°C)
 ・节能时 0.1µA 最大值 (+25°C)

特　　点

1 TH
2 VDD
3 VC1
4 VC2
5 VC3
6 VC4
7 VC5
8 VSS
9 SEL1
10 SEL2
11 CCT
12 CDT
13 PSO
14 DO
15 CO
16 THC/DX
17 CTLC
18 CTLD
19 PSI
20 VREG

20-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

20
19
18
17
16
15
14
13
12
11

引脚排列图

*1. 过充电解除电压=过充电检测电压−过充电滞后电压
(过充电滞后电压n（n=1～5）可在0～0.4V的范围内，以50mV为进阶
单位来进行选择)

*2. 过放电解除电压=过放电检测电压＋过放电滞后电压
(过放电滞后电压n（n=1～5）可在0～0.7V的范围内，以100mV为进阶
单位来进行选择)

S-8229 系列电池监视用IC

特　　点 引脚排列图

● 检测电压精度    ：±1.0％
● 滞后特性           ： VHYS1～VHYS3=0mV，50mV，300mV，   
                                   400mV，500mV
● 消耗电流           ：工作时： IDD1＝9.0µA 最大值
                                                      （－VDETtotal *1≥42V）
                                                              IDD1＝11.0µA 最大值 
                                                      （－VDETtotal *1<42V）
                                           休眠时：IDD2＝0.1µA 最大值
● 工作电压范围    ：VDD＝3.6～24V 
● 检测电压           ：－VDET1(S)～－VDET3(S)＝10.5～21.5V
                                （进阶单位为0.1V）
● 输出方式           ：N沟道开路漏极输出
● 输出逻辑*2                   ：完全充电时全输出为ON、
                                      完全充电时全输出为OFF
● 工作温度范围    ：－40～+85℃

  *1. －VDETtotal：检测电压的合计值

       －VDETtotal ＝－VDET1(S)+－VDET2(S)+－VDET3(S)

  *2. 完全充电时全输出为ON：输入电压分别在三个检测电压以上时，
        VOUT1＝VOUT2＝VOUT3＝VSS电位。

       完全充电时全输出为OFF：输入电压分别在三个检测电压以上时，
       VOUT1＝VOUT2＝VOUT3＝高阻抗。

SOT-23-6
顶视图

1

4

3

6 5

2

1  OUT1
2  OUT2
3  OUT3
4  VSS
5  VDD
6  ON/OFF

SNT-6A
 顶视图

1

2

3

6

5

4

1  OUT3
2  OUT2
3  OUT1
4  ON/OFF
5  VDD
6  VSS
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多节电池串联用过电流监视IC NEW  S-8269B 系列

SNT-6A
顶视图

1

2

3

6

5

4

1  VM
2  CO
3  DO
4  VSS
5  VDD
6  VINI

● 高精度电压检测电路
 ・放电过电流检测电压1 0.0030～0.1000V（0.5mV的进阶单位）
      精度±1.5mV
 ・放电过电流检测电压2 0.010～0.100V（1mV的进阶单位）
      精度±3mV
 ・负载短路检测电压 0.020～0.100V（1mV的进阶单位）
     精度±5mV
 ・充电过电流检测电压 −0.1000～−0.0030V（0.5mV的进阶单位）
     精度±1.5mV
● 放电过电流控制功能

放电过电流状态的解除条件：负载开放
放电过电流状态的解除电压：放电过电流检测电压1（VDIOV1）

● 采用高耐压元器件
 （VM端子、CO端子：绝对最大额定值=28V）
● 各种延迟时间只需由内置电路来实现
 （不需外接电容）
● 低消耗电流
 ・工作时 2.0µA 典型值、4.0µA 最大值 (+25°C)
● 宽工作温度范围 −40～+85℃

特　　点 引脚排列图

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

S-8239A/B 系列多节电池串联用过电流监视IC

SOT-23-6
顶视图

1

4

3

6 5

2

1  VINI
2  VM
3  DO
4  DP
5  VDD
6  VSS

● 内置高精度电压检测电路
 ・过电流1检测电压*1

  0.04～0.30V（10mV的进阶单位） 精度±15mV
 ・过电流2检测电压
  0.1～0.7V（100mV的进阶单位） 精度±100mV
 ・过电流3检测电压
  1.2V（固定） 精度±300mV
● 内置三段过电流检测电路(过电流1、过电流2、过电流3)
● 可选择过电流3检测功能: 有、无
● 内置ＵVLO（欠压锁定）功能
   ・ＵVLO检测电压         2.0V（固定）     精度±100mV
● 采用高耐压元器件
 （VM端子、DO端子：绝对最大额定值=28V）
● 各种延迟时间只需由内置电路来实现
 （不需外接电容） 
● 低消耗电流
 ・通常工作时 7.0µA 最大值
 ・ＵVLO工作时 6.0µA 最大值（A系列）
 ・休眠时 0.1µA 最大值（B系列）
● 输出逻辑 动态 "H"、动态 "L"（A系列）
   动态 "L"（B系列）
● 宽工作温度范围 −40～+85℃

特　　点 引脚排列图

*1. 过电流 2检测电压＝ 0 . 1 V时，请设定过电流 1检测电压
≤0.06V。

 过电流2检测电压≥0.2V时，请设定过电流1检测电压≤0.85×
过电流2检测电压−0.05V。
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CMOS IC 2019

S-8249 系列带电量均衡功能的电压监视用 IC

特　　点 引脚排列图

● 高精度电压检测电路
 ・电量均衡检测电压  2.0～4.6V (进阶单位为5mV)  
     精度±12mV (2.0V≤VBU＜2.4V)
     精度±0.5% (2.4V≤VBU≤4.6V)
・电量均衡解除电压  2.0～4.6V*1 
      精度±24mV (2.0V≤VBL＜2.4V)

     精度±1.0% (2.4V≤VBL≤4.6V)
 ・过充电检测电压  2.0～4.6V (进阶单位为5mV)  
     精度±12mV (2.0V≤VCU＜2.4V)
     精度±0.5% (2.4V≤VCU≤4.6V)
・过充电解除电压  2.0～4.6V*2 
      精度±24mV (2.0V≤VCL＜2.4V)

     精度±1.0% (2.4V≤VCL≤4.6V)
● CB端子－VSS端子之间内置了通态电阻为5Ω (典型值)的N沟道晶体管
● 消耗电流  2.0μA 最大值 (+25℃)
● 各种延迟时间只需由内置电路来实现(不需要外接电容)
● 可选择CO端子的输出动态和输出逻辑
 CMOS输出  动态“H”、 输出动态“L”
 N沟道开路漏极输出  动态“H”、 输出动态“L”
● 通过CE端子可切换为省电模式
● 工作温度范围  −40～+85℃
  *1. 电量均衡解除电压 = 电量均衡检测电压－电量均衡滞后电压

(电量均衡滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V范围内，以50mV为进阶单位来
进行选择)

  *2. 过充电解除电压 = 过充电检测电压－过充电滞后电压
(过充电滞后电压为0V或者可在0.1～0.7V的范围内，以50mV为进阶单位来
进行选择)

SOT-23-6
顶视图

1

4

3

6 5

2

1  CO
2  VSS
3  DP
4  CE
5  VDD
6  CB



　产品一览

通信形式 容量（位） 产品名称

工作电压范围

工作频率 写入时间 重写次数 保存年数

防止误工作功能 封装

页
READ WRITE LVDET*1 CPM*2 施密特

输入
HW
保护*3

SW
保护*4

8-
Pi

n 
SO

P

8-
Pi

n 
TS

SO
P

TM
SO

P-
8

SO
T-

23
-5

SN
T-

8A

W
LP

DF
N-

8(
20

30
)

3-wire

1K S-93C46C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

2K S-93C56C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

4K S-93C66C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

8K S-93C76C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

16K S-93C86C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

2-wire
（I2C-bus）

2K S-24C02D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

4K S-24C04D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

8K S-24C08D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

16K S-24C16D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

8K S-24C08C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 77

16K S-24C16C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 77

32K S-24C32C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 77

64K S-24C64C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 77

128K S-24C128C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 77

256K S-24C256C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 77

512K S-24C512C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 77

1M S-24CM01C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 77

2K S-34C02B 1.7～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 80

4K S-34C04A 1.7～3.6V 1.7～3.6V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 80

SPI-bus

1K S-25C010A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

2K S-25C020A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

4K S-25C040A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

8K S-25C080A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

16K S-25C160A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

32K S-25C320A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

64K S-25C640A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● 78

128K S-25C128A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 78

256K S-25C256A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 10MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 78

512K S-25C512A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 10MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 78

1M S-25CM01A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 10MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 78

*1 LVDET：电源电压低时禁止写入功能　*2 CPM：指令误识别的防止写入功能　*3 HW保护：写入保护端子
*4 SW保护：软件保护功能
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通信形式 容量（位） 产品名称

工作电压范围

工作频率 写入时间 重写次数 保存年数

防止误工作功能 封装

页
READ WRITE LVDET*1 CPM*2 施密特

输入
HW
保护*3

SW
保护*4

8-
Pi

n 
SO

P

8-
Pi

n 
TS

SO
P

TM
SO

P-
8

SO
T-

23
-5

SN
T-

8A

W
LP

DF
N-

8(
20

30
)

3-wire

1K S-93C46C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

2K S-93C56C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

4K S-93C66C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

8K S-93C76C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

16K S-93C86C 1.6～5.5V 1.8～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 79

2-wire
（I2C-bus）

2K S-24C02D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

4K S-24C04D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

8K S-24C08D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

16K S-24C16D 1.7～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 76

8K S-24C08C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 77

16K S-24C16C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 77

32K S-24C32C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 77

64K S-24C64C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 77

128K S-24C128C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 77

256K S-24C256C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 77

512K S-24C512C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 77

1M S-24CM01C 1.6～5.5V 1.7～5.5V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 77

2K S-34C02B 1.7～5.5V 1.7～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● 80

4K S-34C04A 1.7～3.6V 1.7～3.6V 1MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● 80

SPI-bus

1K S-25C010A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

2K S-25C020A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

4K S-25C040A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

8K S-25C080A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

16K S-25C160A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

32K S-25C320A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● ● 78

64K S-25C640A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● ● 78

128K S-25C128A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 78

256K S-25C256A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 10MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 78

512K S-25C512A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 10MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● ● 78

1M S-25CM01A 1.6～5.5V 1.7～5.5V 10MHz 最大值 5ms 最大值 100万次 100年 ● ● ● ● ● ● 78
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  S-24C02D/04D/08D/16D高信赖性 通用
2线 串行 E2PROM

● 容量 S-24C02D：2K位 (256字×8位) 
   S-24C04D：4K位 (512字×8位) 
   S-24C08D：8K位 (1024字×8位) 
   S-24C16D：16K位 (2048字×8位) 
● 工作电压范围 读出： 1.7～5.5V
   写入： 1.7～5.5V
● 工作频率： 1MHz 最大值
● 写入时间： 5.0ms 最大值

特　　点

S-24C02DI-K8T3U5
S-24C04DI-K8T3U5
S-24C08DI-K8T3U5
S-24C16DI-K8T3U5

TMSOP-8 (4000个/卷) 
 (2.9×4.0×0.8 最大值) 

1

4

S-24C02DI-I8T1U5
S-24C04DI-I8T1U5
S-24C08DI-I8T1U5
S-24C16DI-I8T1U5

SNT-8A (5000个/卷) 
 (1.97×2.46×0.5 最大值)  

1

4
8

5

8

5
 S-24C02D
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

S-24C04D
NC
A1
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C08D
NC
NC
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C16D
NC
NC
NC
GND
SDA
SCL
WP
VCC

 S-24C02D
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

S-24C04D
NC
A1
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C08D
NC
NC
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C16D
NC
NC
NC
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C02DI-A8T1U5
S-24C04DI-A8T1U5
S-24C08DI-A8T1U5
S-24C16DI-A8T1U5

DFN-8(2030) (5000个/卷) 
 (2.0×3.0×0.5 最大值) 

S-24C02DI-M5T1U5
S-24C04DI-M5T1U5
S-24C08DI-M5T1U5
S-24C16DI-M5T1U5

SOT-23-5 (3000个/卷) 
 (2.9×2.8×1.3 最大值)  

 S-24C02D
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

S-24C04D
NC
A1
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C08D
NC
NC
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C16D
NC
NC
NC
GND
SDA
SCL
WP
VCC

 
1 SCL
2 GND
3 SDA
4 VCC
5 WP

S-24C02DI-J8T1U5
S-24C04DI-J8T1U5
S-24C08DI-J8T1U5
S-24C16DI-J8T1U5

8-Pin SOP (4000个/卷) 
 (5.02×6.0×1.75 最大值)   

S-24C02DI-T8T1U5
S-24C04DI-T8T1U5
S-24C08DI-T8T1U5
S-24C16DI-T8T1U5

1

4

1

4

8-Pin TSSOP (4000个/卷) 
 (3.0×6.4×1.1 最大值) 

8

5

8

5  S-24C02D
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

S-24C04D
NC
A1
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C08D
NC
NC
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C16D
NC
NC
NC
GND
SDA
SCL
WP
VCC

 S-24C02D
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

S-24C04D
NC
A1
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C08D
NC
NC
A2
GND
SDA
SCL
WP
VCC

S-24C16D
NC
NC
NC
GND
SDA
SCL
WP
VCC

1

8 4

5

1
3

4
5

● 页写入功能
● 顺序读出功能
● 写入保护功能
● 保护领域： 100％
● CMOS施密特输入（SCL、SDA）
● 电源电压低时的禁止写入功能
● 重写次数： 100万次（25℃时）
● 数据保存期： 100年（25℃时）
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S-24C08C/16C/32C/64C/128C/256C/512C/M01C高信赖性 通用
2线 串行 E2PROM

● 容量 S-24C08C：8K位 (1024字×8位)
   S-24C16C：16K位 (2048字×8位)
   S-24C32C：32K位 (4096字×8位)
   S-24C64C：64K位 (8192字×8位) 
   S-24C128C：128K位 (16384字×8位) 
   S-24C256C：256K位 (32768字×8位) 
   S-24C512C：512K位 (65536字×8位) 
   S-24CM01C：1M位 (131072字×8位)
● 工作电压范围 读出： 1.6～5.5V
   写入： 1.7～5.5V
● 工作频率： 400kHz 最大值
 （S-24C08C/16C/32C/64C/128C）
 1MHz 最大值 (S-24C256C/512C/M01C)

特　　点

S-24C32CI-J8T1U3
S-24C64CI-J8T1U3
S-24C128CI-J8T1U3
S-24C256CI-J8T1U4
S-24C512CI-J8T1U4
S-24CM01CI-J8T1U4

8-Pin SOP (4000个/卷) 
 (5.02×6.0×1.75 最大值)   

S-24C32CI-T8T1U3
S-24C64CI-T8T1U3
S-24C128CI-T8T1U3
S-24C256CI-T8T1U4
S-24C512CI-T8T1U4

S-24C32CI-K8T3U3
S-24C64CI-K8T3U3

TMSOP-8 (4000个/卷) 
 (2.9×4.0×0.8 最大值) 

1

4

1

4

1

4

8-Pin TSSOP (4000个/卷) 
 (3.0×6.4×1.1 最大值) 

S-24C32CI-I8T1U3

SNT-8A (5000个/卷) 
 (1.97×2.46×0.5 最大值)  

1

4
8

5

8

5

8

5

8

5  S-24C32C/       S-24CM01C 
 64C/128C/  
 256C/512C
1 A0 NC 
2 A1 A1
3 A2 A2
4 GND GND
5 SDA SDA
6 SCL SCL
7 WP WP
8 VCC VCC

 S-24C32C/
 64C/128C/
 256C/512C
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA 
6 SCL 
7 WP
8 VCC

 S-24C32C/64C
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

 S-24C32C
1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

S-24C08CI-H6T3S3
S-24C16CI-H6T3S3

WLP
A1 SDA
A2 SCL
B1 GND
B2 WP
C1 A2
C2 VCC

● 写入时间： 5.0ms 最大值
● 页写入功能
● 顺序读出功能
● 写入保护功能
● 保护领域： 100％
● CMOS施密特输入（SCL、SDA）
● 电源电压低时的禁止写入功能
● 重写次数： 100万次（25℃时）
● 数据保存期： 100年（25℃时）

备注　有关详细的WLP封装产品，请向本公司营业部咨询。
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备注　有关WLP封装产品的详情，请向本公司营业部咨询。

● 写入时间： 4.0ms 最大值（S-25C010A/020A/040A/080A） 
   5.0ms 最大值（S-25C160A/320A/640A/128A/

    256A/512A/M01A）
● 对应SPI模式（0, 0）&（1, 1）
● 页写入功能
● 顺序读出功能
● 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态
● 写入保护功能： 软件、硬件
● 保护领域： 0％, 25％, 50％, 100％
● CMOS施密特输入（CS、SCK、SI、WP、HOLD）
● 电源电压低时禁止写入功能
● 指令识别错误时的防止写入功能
● 重写次数： 100万次（25℃时）
● 数据保存期： 100年（25℃时）

S-25C010A/020A/040A/080A/160A/320A/640A/
128A/256A/512A/M01A

高信赖性 通用 
SPI 串行 E2PROM

● 容量 S-25C010A：1K位 (128字×8位) 
   S-25C020A：2K位 (256字×8位) 
   S-25C040A：4K位 (512字×8位) 
   S-25C080A：8K位 (1024字×8位) 
   S-25C160A：16K位 (2048字×8位) 
   S-25C320A：32K位 (4096字×8位) 
   S-25C640A：64K位 (8192字×8位) 
   S-25C128A：128K位 (16384字×8位) 
   S-25C256A：256K位 (32768字×8位) 
   S-25C512A：512K位 (65536字×8位) 
   S-25CM01A：1M位 (131072字×8位) 
● 工作电压范围 读出： 1.6～5.5V
   写入： 1.7～5.5V
● 工作频率： 5.0MHz 最大值
   (S-25C010A/020A/040A/080A/160A/320A/640A/128A)
  10.0MHz 最大值 (S-25C256A/512A/M01A)

特　　点

S-25C010A0I-J8T1U
S-25C020A0I-J8T1U
S-25C040A0I-J8T1U
S-25C080A0I-J8T1U
S-25C160A0I-J8T1U3
S-25C320A0I-J8T1U3
S-25C640A0I-J8T1U3
S-25C128A0I-J8T1U3
S-25C256A0I-J8T1U4
S-25C512A0I-J8T1U4
S-25CM01A0I-J8T1U4

8-Pin SOP (4000个/卷) 
 (5.02×6.0×1.75 最大值)    

S-25C010A0I-T8T1U
S-25C020A0I-T8T1U
S-25C040A0I-T8T1U
S-25C080A0I-T8T1U
S-25C160A0I-T8T1U3
S-25C320A0I-T8T1U3
S-25C640A0I-T8T1U3
S-25C128A0I-T8T1U3
S-25C256A0I-T8T1U4
S-25C512A0I-T8T1U4

S-25C010A0I-K8T3U
S-25C020A0I-K8T3U
S-25C040A0I-K8T3U
S-25C080A0I-K8T3U
S-25C160A0I-K8T3U3
S-25C320A0I-K8T3U3
S-25C640A0I-K8T3U3

TMSOP-8 (4000个/卷) 
 (2.9×4.0×0.8 最大值) 

1

4

1

4

1

4

8-Pin TSSOP (4000个/卷) 
 (3.0×6.4×1.1 最大值) 

S-25C010A0I-I8T1U
S-25C020A0I-I8T1U
S-25C040A0I-I8T1U
S-25C080A0I-I8T1U
S-25C320A0I-I8T1U3

S-25C080A0I-H8T3
S-25C160A0I-H8T3S3

SNT-8A (5000个/卷) 
 (1.97×2.46×0.5 最大值)  

WLP

1

4
8

5

8

5

8

5

8

5
1 CS
2 SO
3 WP
4 GND
5 SI
6 SCK
7 HOLD
8 VCC

1 CS
2 SO
3 WP
4 GND
5 SI
6 SCK
7 HOLD
8 VCC

1 CS
2 SO
3 WP
4 GND
5 SI
6 SCK
7 HOLD
8 VCC

1 CS
2 SO
3 WP
4 GND
5 SI
6 SCK
7 HOLD
8 VCC

 S-25C080A S-25C160A
A1 VCC CS
A3 CS GND
B2 HOLD WP
C1 SCK SO
C3 SO SCK
D2 WP HOLD
E1 SI VCC
E3 GND SI

存储器 E 2PROM
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S-93C46C/56C/66C/76C/86C高信赖性 高速写入 低电压工作 通用
3线 串行 E2PROM

● 容量 S-93C46C：1K位 (64字×16位) 
   S-93C56C：2K位 (128字×16位) 
   S-93C66C：4K位 (256字×16位) 
   S-93C76C：8K位 (512字×16位) 
   S-93C86C：16K位 (1024字×16位) 
● 工作电压范围 读出： 1.6～5.5V
   写入： 1.8～5.5V
● 工作频率： 2.0MHz 最大值
● 写入时间： 4.0ms 最大值
● 顺序读出功能
● 电源电压低时禁止写入功能
● 指令识别错误时的防止写入功能
● 重写次数： 100万次（85℃时）
● 数据保存期： 100年（25℃时）
    50年（85℃时）

特　　点

8-Pin SOP (4000个/卷)
(5.02×6.0×1.75 最大值) 

TMSOP-8 (4000个/卷) 
 (2.9×4.0×0.8 最大值)  

1

4

1

4

1

4

8-Pin TSSOP (4000个/卷)
 (3.0×6.4×1.1 最大值) 

SNT-8A (5000个/卷) 
 (1.97×2.46×0.5 最大值)   

1

4
8

5

8

5

8

5

8

5

8-Pin SOP (4000个/卷) (翻转版)
 (5.02×6.0×1.75 最大值)     

1

4

8

5

1 CS
2 SK
3 DI
4 DO
5 GND
6 TEST
7 NC
8 VCC

1 NC
2 VCC
3 CS
4 SK
5 DI
6 DO
7 GND
8 TEST

1 CS
2 SK
3 DI
4 DO
5 GND
6 TEST
7 NC
8 VCC

1 CS
2 SK
3 DI
4 DO
5 GND
6 TEST
7 NC
8 VCC

1 CS
2 SK
3 DI
4 DO
5 GND
6 TEST
7 NC
8 VCC

S-93C46CD0I-J8T1U3
S-93C56CD0I-J8T1U3
S-93C66CD0I-J8T1U3
S-93C76CD0I-J8T1U3
S-93C86CD0I-J8T1U3

S-93C46CR0I-J8T1U3
S-93C56CR0I-J8T1U3
S-93C66CR0I-J8T1U3

S-93C46CD0I-T8T1U3
S-93C56CD0I-T8T1U3
S-93C66CD0I-T8T1U3
S-93C76CD0I-T8T1U3
S-93C86CD0I-T8T1U3

S-93C46CD0I-K8T3U3
S-93C56CD0I-K8T3U3
S-93C66CD0I-K8T3U3
S-93C76CD0I-K8T3U3
S-93C86CD0I-K8T3U3

S-93C46CD0I-I8T1U3
S-93C56CD0I-I8T1U3
S-93C66CD0I-I8T1U3
S-93C76CD0I-I8T1U3
S-93C86CD0I-I8T1U3

存储器 E 2PROM
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S-34C02BDIMM SPD用 
2线 串行 E2PROM

● 容量 S-34C02B： 2K位 (256字×8位)
● 工作电压范围 读出： 1.7～5.5V
   写入： 1.7～5.5V
● 工作频率 400kHz 最大值
● 写入时间： 5.0ms 最大值
● 页写入功能 16字节/页
● 顺序读出功能
● 写入保护功能： 软件、硬件
● 保护领域 硬件： 100%
  　  软件： 下位50%
● CMOS施密特输入（SCL、SDA）
● 电源电压低时的禁止写入功能
● 重写次数： 100万次（25℃时）
● 数据保存期： 100年（25℃时）

特　　点

DFN-8(2030) (5000个/卷) 

1 A0
2 A1
3 A2
4 GND
5 SDA
6 SCL
7 WP
8 VCC

1
8 4

5

S-34C04ADIMM SPD用 
2线 串行 E2PROM

● 容量 S-34C04A： 4K位 (256字×8位)
● 工作电压范围 读出： 1.7～3.6V
   写入： 1.7～3.6V
● 工作频率 1MHz 最大值
● 写入时间： 5.0ms 最大值
● 页写入功能 16字节/页
● 顺序读出功能
● 写入保护功能： 软件
● 保护领域： 可按每25%设置
● CMOS施密特输入（SCL、SDA）
● 电源电压低时的禁止写入功能
● 重写次数： 100万次（25℃时）
● 数据保存期： 100年（25℃时）

特　　点

DFN-8(2030) (5000个/卷) 

1 SA0
2 SA1
3 SA2
4 VSS
5 SDA
6 SCL
7 NC
8 VDD

1
8 4

5

存储器 E 2PROM
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CMOS IC 2019

  S-5420检测UV-A～UV-B的Si光电二极管

　概　　要

S-5420是可高灵敏度检测紫外线的硅光电二极管 (PD)。
S-5420可感应包括紫外线在内的光线，使输出电流发生变化。因此，可检测LED等各种光源的光强度。由于可检测紫外线的强度，因此尤其适用
于照射紫外线的各种光学测量仪器。
S-5420由高灵敏度和低灵敏度两种紫外线光电二极管构成。通过外置电路取得高灵敏度光电二极管和低灵敏度光电二极管的输出差分，并去除可
见光成分，便能检测出紫外光成分。
采用表面安装型的小型透明封装，可进行高密度安装。

备注  本产品是与东北大学大学院工学研究科的须川、黑田研究室共同开发。

　规格一览

项目 S-5420

受光部面积（1个光电二极管） 0.20mm2

输出端子电压*1 0～0.5V

灵敏度波长范围
250～1000nm
(λp*2 =420nm)

灵敏度 （高灵敏度紫外线PD） λ=365nm : 0.170A/W

灵敏度 （低灵敏度紫外线PD） λ=365nm : 0.020A/W

灵敏度差分 （SH - SL）
λ=365nm : 0.150A/W
λ=520nm : 0.020A/W

暗电流 5pA

1 GND
2 NC
3 NC
4 ILOUT
5 NC
6 IHOUT

SON-6C
顶视图

5
4

6
2
3

1

引脚排列图

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司 Web 网站。

www.ablic.com　　艾普凌科有限公司Web网站

NEW

*1. 施加到输出端子的电压

*2. λp : 灵敏度波长峰值
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类别 产品名称
工作温度范围（℃）  ─
检测温度范围（℃）  ─ 温度精度

工作电压范围 消耗电流（Ta=25℃）

封装

页

S
C

-8
2A

B

S
O

T-
23

-5

S
O

T-
23

-6

S
N

T-
4A

S
N

T-
6A

H
S

N
T-

4

︵1
01

0

︶

H
S

N
T-

8

︵2
03

0

︶

W
LP

-4
B

数字 S-5852A
±1.0℃（0～+65℃）/

±1.0℃（+75～+95℃）*1

±3.0℃（ 40～+125℃）
● 85

数字 S-5851A
±2.0℃（-25～+85℃）
±3.0℃（-40～+125℃）

● ● 85

模拟 S-58LM20A ±2.5℃ ● ● ● 84

模拟 S-8110C/8120C
±5.0℃（S-8110C）
±2.5℃（S-8120C）

● ● 84

模拟 S-5813A/5814A
±5.0℃（S-5813A）
±2.5℃（S-5814A）

● 84

滞后 S-5844A ±2.5℃ ● ● ● 85

滞后 S-5841 ±2.5℃ ● ● 84

-60

-40

-40

+125

+125

-40

-40

+125

+125

-55

-55

+130

+130

-40

-30

+100

+100

-40 +125

+100

-40

+40

+125

+100

-30 0 +30 +60 +90 +120

+50

　产品一览

1.0 2.5 5 7.5 10

1.7 ～ 3.6V

1.65 ～ 5.5V

2.7 ～ 5.5V

2.4 ～ 5.5V

2.4 ～ 10V

2.2 ～ 10V

*1.　高精度温度范围可以选项。



传感器 温度传感器 IC

83

定
时
器

IC
 /

 A
S

S
P

放
大
器

传
感
器

存
储
器

電
电
源
管
理

IC
目
　
录

电
源
顺
序
控
制
器

实
时
时
钟

运
算
放
大
器

比
较
器

微
弱
信
号
检
测

IC
磁
性
传
感
器

IC
温
度
传
感
器

IC
紫
外
线
传
感
器

E
2 P

R
O

M
电
池
保
护

IC
复
　
合

升
压
型
充
电
泵

D
C

-D
C
控
制
器
看
门
狗
定
时
器

电
压
检
测
器

电
压
稳
压
器

CMOS IC 2019

 

类别 产品名称
工作温度范围（℃）  ─
检测温度范围（℃）  ─ 温度精度

工作电压范围 消耗电流（Ta=25℃）

封装

页

S
C

-8
2A

B

S
O

T-
23

-5

S
O

T-
23

-6

S
N

T-
4A

S
N

T-
6A

H
S

N
T-

4

︵1
01

0

︶

H
S

N
T-

8

︵2
03

0

︶

W
LP

-4
B

数字 S-5852A
±1.0℃（0～+65℃）/

±1.0℃（+75～+95℃）*1

±3.0℃（ 40～+125℃）
● 85

数字 S-5851A
±2.0℃（-25～+85℃）
±3.0℃（-40～+125℃）

● ● 85

模拟 S-58LM20A ±2.5℃ ● ● ● 84

模拟 S-8110C/8120C
±5.0℃（S-8110C）
±2.5℃（S-8120C）

● ● 84

模拟 S-5813A/5814A
±5.0℃（S-5813A）
±2.5℃（S-5814A）

● 84

滞后 S-5844A ±2.5℃ ● ● ● 85

滞后 S-5841 ±2.5℃ ● ● 84

0 10 50

40μA

45μA

0.18μA

10μA

4.5μA

4.5μA

4.0μA
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S-8110C/8120C 系列模拟输出温度传感器IC（温度灵敏度－8.2mV/℃）

● 温度精度 S-8110C系列：±5.0℃（−30～+100℃）
  S-8120C系列：±2.5℃（−30～+100℃）
● 对应温度变化可获得线性输出电压
  −8.20mV/℃ 典型值
  Ta=−30℃：  1.951V 典型值
  Ta=+30℃：  1.474V 典型值
  Ta=+100℃： 0.882V 典型值
● 线性优异 ±0.5% 典型值（−20～+80℃）
● 电源电压范围 VDD=2.4～10.0V（Ta=+25℃）
● 消耗电流 4.5μA 典型值（Ta=+25℃）
● 内置运算放大器
● VSS基准的输出电压

SC-82AB
顶视图

4 3

1 2

1   VDD
2   VSS
3   NC
4   VOUT

1   VSS
2   VDD
3   VOUT
4   NC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

特　　点 引脚排列图

S-5813A/5814A 系列模拟输出温度传感器IC（温度灵敏度－11.04mV/℃）

● 温度精度 S-5813A系列：±5.0℃（−30～+100℃）
  S-5814A系列：±2.5℃（−30～+100℃）
● 对应温度变化输出线性电压
  −11.04mV/℃ 典型值
  Ta=−30℃：  2.582V 典型值
  Ta=+30℃：  1.940V 典型值
  Ta=+100℃： 1.145V 典型值
● 线性优异 ±0.5% 典型值（−20～+80℃）
● 电源电压范围 VDD=2.4～10.0V（Ta=+25℃）
● 消耗电流 4.0μA 典型值（Ta=+25℃）
● 内置运算放大器
● VSS基准的输出电压

1　VSS
2　VDD
3　VOUT
4　NC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

特　　点 引脚排列图

S-58LM20A 系列模拟输出温度传感器 IC（温度灵敏度－ 11.77mV/℃）

● 温度精度 ±2.5℃（−55～+130℃）
● 对应温度变化可获得线性输出电压
  −11.77mV/℃ 典型值
  Ta=−30℃：  2.205V 典型值
  Ta=+30℃：  1.515V 典型值
  Ta=+130℃： 0.303V 典型值
● 线性优异 ±0.4％ 典型值（−20～+80℃）
● 电源电压范围 VDD=2.4～5.5V（−30～+130℃）
  VDD=2.7～5.5V（−55～+130℃）
● 消耗电流 4.5μA 典型值（Ta=+25℃）
  6.0μA 最大值（−55～+130℃）
● 内置运算放大器
● 以VSS为基准的输出电压

1　VSS
2　VDD
3　VOUT
4　NC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

SC-82AB
顶视图

4 3

1 2

1  VDD
2  VSS
3  NC
4  VOUT

1　VDD
2　VSS
3　VSS
4　VOUT

 WLP
底视图

1 2

4 3

特　　点 引脚排列图

● 检测温度： +40～+100℃、进阶单位为1℃
● 检测温度精度： ±2.5℃
● 电源电压范围： VDD=2.2～10.0V
   （检测温度=+55℃～+100℃产品、
    Ta=−40℃～+100℃时）
● 消耗电流： 10μA 典型值（Ta=+25℃）
● 滞后温度可切换为0℃、2℃、4℃、10℃
● 可选择动态“H”或者动态“L”的输出逻辑
● 可选择CMOS输出或者N沟道开路漏极输出

S-5841 系列温度开关 IC（恒温器 IC）

SNT-6A
 顶视图

1

2

3

6

5

4

1  RT *1

2  VSS
3  HYS1 *2

4  DET
5  HYS2 *2

6  VDD

1  HYS1*2

2  VSS
3  RT *1

4  VDD
5  DET

SOT-23-5
顶视图

1

4

3

5

2
*1．请在电气开路状态下使用RT端子。
*2．请将HYS1端子和HYS2端子固定于VDD或者VSS处使用。

特　　点 引脚排列图
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● 检测温度： +50～+100℃、进阶单位为+5℃
● 检测温度精度： ±2.5℃
● 电源电压范围： VDD=1.65～5.5V
● 消耗电流： 0.18μA 典型值（Ta=+25℃）
● 滞后温度可从5℃、10℃、15℃、20℃中选择
● 可选择动态“H”或者动态“L”的输出逻辑
● 可选择CMOS输出或者N沟道开路漏极输出

S-5844A 系列温度开关 IC（恒温器 IC）

HSNT-4(1010)
顶视图

4

3

1

2

1 DET
2 VSS
3 TEST＊1

4 VDD

1 DET
2 VSS
3 TEST＊1

4 VDD

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1 TEST *1

2 VSS
3 DET
4 NC
5 VDD

*1. 请在连接VSS或电气开路状态下使用TEST端子。

SOT-23-5
            顶视图

1

4

3

5

2

特　　点 引脚排列图

S-5851A 系列数字输出温度传感器 IC

●  电源电压范围：  VDD=2.7～5.5V
●  消耗电流：  45μA 典型值（＋25℃）
    1μA 典型值（＋25℃、休眠时）
●  高精度：  ±2.0℃（最大值）−25～＋85℃
    ±3.0℃（最大值）−40～＋125℃
●  温度分解能：  0.0625℃
●  数字输出：  2线串行接口（I2C-bus）
●  最大工作频率：  400kHz
●  内置低电源电压检测电路

特　　点

SNT-6A
 顶视图

1

2

3

6

5

4

1  AD1
2  VSS
3  SCL
4  SDA
5  AD0
6  VDD

1  SCL
2  VSS
3  AD1
4  VDD
5  AD0
6  SDA

SOT-23-6
顶视图

1

4

3

6 5

2

引脚排列图

S-5852A 系列带温度比较功能 高精度 数字温度传感器

●  电源电压范围：  VDD=1.7～3.6V
●  消耗电流：  40μA 典型值（＋25℃）
    0.3μA 典型值（＋25℃、休眠时）
●  高精度：
    ±0.5℃ 典型值／±1.0℃ 最大值（Ta=0～＋65℃）＊1

    ±0.5℃ 典型值／±1.0℃ 最大值（Ta=＋75～＋95℃）＊1

    ±3.0℃ 最大值（Ta=−40～＋125℃）
●  温度分解能：  0.5℃、0.25℃、0.125℃、0.0625℃
    （可通过分解能寄存器选择）
●  数字输出：  2线串行接口（I2C-bus）
●  工作频率：  1.0MHz 最大值（VDD=2.2 ～ 3.6V)
    400kHz 最大值（VDD=1.7 ～ 2.2V)
●  温度取样频率：  7次／秒 最小值
●  滞后幅度：  无滞后、1.5℃、3.0℃、6.0℃
    （可通过设置寄存器选择）
●  恒温器功能：  双触发模式、单触发模式
    （可通过设置寄存器选择）
●  排除噪声：  施密特触发、带噪声滤波器
    输入端子（SCL、SDA）

   ＊1. 高精度温度范围可以选项。

特　　点 引脚排列图

1

2

3

4

8

7

6

5

HSNT-8(2030)
顶视图

1　A0
2　A1
3　A2
4　VSS
5　SDA
6　SCL
7　TMS
8　VDD

*1

*1

*1.  请不要在 "High-Z" 时使用。
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　小型·低消耗电流　类别的产品一览

工作
类型 产品名称 极性检测 电源电压范围

1.5V    2.5V   3.5V　4.5V    5.5V…26V

驱动周期（典型值）

  0.01ms　0.1ms　1ms　10ms　100ms　1000ms

消耗电流（典型值）

   1μA  10μA   100μA 1000μA

磁性灵敏度（典型值）

  0.8mT 1.8mT 3mT 3.3mT 3.4mT 4.5mT 6mT 7mT  

工作温度范围
电源ON/OFF

控制功能
（仅限SNT-4A）

输出形式 输出逻辑

封装

使用例 页

S
N

T-
4A

S
O

T-
23

-3

开／关
类型

S-5712A/B/C

两极

─

CMOS输出、
N沟道开路漏

极输出

动态“L”、
动态“H”

● ●

开/关检测、
滑动检测

90

S极／N极

S-5712E
两极

─ ● ● 90
S极／N极

S-5717
两极

─ ● 90
S极／N极

S-5718

两极

─ CMOS输出 ● 91

S极／N极

S-5715

两极

─

CMOS输出、
N沟道开路漏

极输出

● ● 91

S极／N极

S-5716
两极

─ ● ● 91
S极／N极

S-57B1 S极 −40℃～＋125℃ ─ ● 92

闩锁
类型

S-5724 交变

●
（电源OFF时

消耗电流
＝1μA 最大值）

CMOS输出、
N沟道开路漏

极输出

检测S极时
VOUT=“L”、
检测S极时
VOUT=“H”

● ●

旋转检测

92

S-5725 交变

●
（电源OFF时

消耗电流
＝1μA 最大值）

● ● 92

S-57M1 交变 −40℃～＋125℃ ─ ● 92

1.6～3.5V

●5.70ms

●5.70ms

●5.70ms

●50.50ms

●50.50ms

●50.50ms

●102.1ms

●102.1ms

204.1ms●

204.05ms●

1.45～3.6V

2.7～5.5V

●6.05ms

●50.85ms

●50.50ms

●50.85ms

●0.10ms

●0.10ms

●5.70ms

●0.05ms

●0.05ms

●0.90ms

●1.25ms

●6.05ms

●50.50ms

●50.85ms

●0.05ms

●12.0μA

●12.0μA

●12.0μA

●2.0μA

●2.0μA

●2.0μA

●1.0μA

●1.0μA

●6.0μA

●1.4μA

●1.4μA

●1.4μA

●2.0μA

●1.4μA

1400μA●

●155μA

●26μA

1400μA●

●60μA

●13μA

●4.0μA

●2.6μA

1400μA●

1.6～3.5V

2.7～5.5V

1400μA●

●13μA

1400μA●

●60μA

●6.0μA

●26μA

640μA●

640μA●

640μA●

●0.05ms

●6.05ms

●1.25ms

●0.05ms

●6.05ms

●1.25ms

●0.05ms

1.6～3.6V
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CMOS IC 2019

工作
类型 产品名称 极性检测 电源电压范围

1.5V    2.5V   3.5V　4.5V    5.5V…26V

驱动周期（典型值）

  0.01ms　0.1ms　1ms　10ms　100ms　1000ms

消耗电流（典型值）

   1μA  10μA   100μA 1000μA

磁性灵敏度（典型值）

  0.8mT 1.8mT 3mT 3.3mT 3.4mT 4.5mT 6mT 7mT  

工作温度范围
电源ON/OFF

控制功能
（仅限SNT-4A）

输出形式 输出逻辑

封装

使用例 页

S
N

T-
4A

S
O

T-
23

-3

开／关
类型

S-5712A/B/C

两极

─

CMOS输出、
N沟道开路漏

极输出

动态“L”、
动态“H”

● ●

开/关检测、
滑动检测

90

S极／N极

S-5712E
两极

─ ● ● 90
S极／N极

S-5717
两极

─ ● 90
S极／N极

S-5718

两极

─ CMOS输出 ● 91

S极／N极

S-5715

两极

─

CMOS输出、
N沟道开路漏

极输出

● ● 91

S极／N极

S-5716
两极

─ ● ● 91
S极／N极

S-57B1 S极 −40℃～＋125℃ ─ ● 92

闩锁
类型

S-5724 交变

●
（电源OFF时

消耗电流
＝1μA 最大值）

CMOS输出、
N沟道开路漏

极输出

检测S极时
VOUT=“L”、
检测S极时
VOUT=“H”

● ●

旋转检测

92

S-5725 交变

●
（电源OFF时

消耗电流
＝1μA 最大值）

● ● 92

S-57M1 交变 −40℃～＋125℃ ─ ● 92

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

● ●

−40℃～＋85℃

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

● ●

●

● ●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

−40℃～＋85℃
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　高速·高耐压　类别的产品一览

工作
类型 产品名称 极性检测 电源电压范围

1.5V    2.5V   3.5V　4.5V    5.5V…26V

输出延迟时间（典型值）

 1μs 5μs 10μs 15μs 20μs 

斩波频率
（典型值）

250kHz　500kHz

消耗电流（典型值）

 1mA 2mA 3mA 4mA 5mA 

磁性灵敏度（典型值）

  0.5mT 1.5mT 1.8mT 2.2mT 3mT 4.5mT 6mT 10mT 

工作温度范围 输出形式 输出逻辑

封装

使用例 页

S
O

T-
23

-3

S
O

T-
23

-3
S

TO
-9

2S

开／关
类型

S-5732 B S极／N极 −40℃～＋125℃

N沟道开路漏极输出、
N沟道驱动器＋内置上拉电阻

动态“L”、
动态“H”

●
开/关检测、
滑动检测

93

S-5732 I S极／N极 ● 93

S-5731 S极／N极 ● 93

闩锁
类型

S-5743 A 交变

−40℃～＋125℃

N沟道开路漏极输出

检测S极时
VOUT=“L”、
检测S极时
VOUT=“H”

●

旋转检测

95

S-5741 B 交变

N沟道开路漏极输出、
N沟道驱动器＋内置上拉电阻

● 94

S-5742 B 交变 ● 94

S-5742 I 交变  −40℃～＋85℃ ● 94

3.5～26.0V

●16μs

●16μs

●16μs

●

●

●

●

●

●

2.7～26.0V

3.5～26.0V

●8μs

●8μs

●8μs

●8μs

●

●

●

●

●

●

●

●
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CMOS IC 2019

工作
类型 产品名称 极性检测 电源电压范围

1.5V    2.5V   3.5V　4.5V    5.5V…26V

输出延迟时间（典型值）

 1μs 5μs 10μs 15μs 20μs 

斩波频率
（典型值）

250kHz　500kHz

消耗电流（典型值）

 1mA 2mA 3mA 4mA 5mA 

磁性灵敏度（典型值）

  0.5mT 1.5mT 1.8mT 2.2mT 3mT 4.5mT 6mT 10mT 

工作温度范围 输出形式 输出逻辑

封装

使用例 页

S
O

T-
23

-3

S
O

T-
23

-3
S

TO
-9

2S

开／关
类型

S-5732 B S极／N极 −40℃～＋125℃

N沟道开路漏极输出、
N沟道驱动器＋内置上拉电阻

动态“L”、
动态“H”

●
开/关检测、
滑动检测

93

S-5732 I S极／N极 ● 93

S-5731 S极／N极 ● 93

闩锁
类型

S-5743 A 交变

−40℃～＋125℃

N沟道开路漏极输出

检测S极时
VOUT=“L”、
检测S极时
VOUT=“H”

●

旋转检测

95

S-5741 B 交变

N沟道开路漏极输出、
N沟道驱动器＋内置上拉电阻

● 94

S-5742 B 交变 ● 94

S-5742 I 交变  −40℃～＋85℃ ● 94

●

●

●

●

●

●

−40℃～＋85℃

●

●

●

●

●

●

●

●● ●

●

●

●
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S-5712A/B/C 系列低电压工作 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  VDD
2  VSS
3  NC
4  OUT

1  VSS
2  VDD
3  OUT

SOT-23-3
顶视图

2 3

1

●  极性检测： 检测两极、检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=1.8mT 典型值、3.0mT 典型值、4.5mT 典型值、7.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：检测两极
   5.70ms (12.0μA) 典型值 
   50.50ms (2.0μA) 典型值
   204.10ms (1.0μA) 典型值
 检测S极、N极
   6.05ms (6.0μA) 典型值
   50.85ms (1.4μA) 典型值
   204.05ms (1.0μA) 典型值
●  电源电压范围：  1.6～3.5V
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点

S-5712E 系列高速 低电压工作 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  VDD
2  VSS
3  NC
4  OUT

1  VSS
2  VDD
3  OUT

SOT-23-3
顶视图

2 3

1

●  极性检测： 检测两极、检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值、4.5mT 典型值、7.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：检测两极

   0.10ms (640μA) 典型值 
 检测S极、N极
   0.05ms (640μA) 典型值
●  电源电压范围：  1.6～3.5V
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点

S-5717 系列低消耗电流 低电压工作 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  OUT
2  VSS
3  NC
4  VDD

●  极性检测： 检测两极、检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=3.3mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：检测两极
 50.50ms (2.0μA) 典型值
 检测S极、N极
 50.85ms (1.4μA) 典型值
●  电源电压范围：  1.6～3.6V
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点
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S-5718 系列低电压工作 带可切换检测极性功能 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  VDD
2  VSS
3  SWP
4  OUT

●  极性检测： 检测两极、检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： CMOS输出
●  磁性灵敏度 (滞后幅度)： BOP=1.8mT (BHYS=0.7mT) 典型值
  BOP=3.0mT (BHYS=0.8mT) 典型值
  BOP=3.0mT (BHYS=1.3mT) 典型值
  BOP=4.5mT (BHYS=1.0mT) 典型值
  BOP=4.5mT (BHYS=2.5mT) 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：  102.1ms (1.4μA) 典型值
  50.5ms (2.0μA) 典型值
  5.7ms (12.0μA) 典型值
●  电源电压范围：  1.45～3.6V
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点

S-5715 系列高速/中速 低消耗电流 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  VDD
2  VSS
3  NC
4  OUT

1  VSS
2  VDD
3  OUT

SOT-23-3
顶视图

2 3

1

●  极性检测： 检测两极、检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：检测两极
 0.10ms (1400.0μA) 典型值
 0.90ms (155.0μA) 典型值
 5.70ms (26.0μA) 典型值
 检测S极、N极
 0.05ms (1400.0μA) 典型值
 1.25ms (60.0μA) 典型值
 6.05ms (13.0μA) 典型值
●  电源电压范围：  2.7～5.5V
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点

S-5716 系列低消耗电流 两极/单极检测型 霍尔效应开关IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  VDD
2  VSS
3  NC
4  OUT

1  VSS
2  VDD
3  OUT

SOT-23-3
顶视图

2 3

1

●  极性检测： 检测两极、检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=1.8mT 典型值、3.0mT 典型值、
                           3.4mT 典型值、4.5mT 典型值、7.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：检测两极
 50.50ms (4.0μA) 典型值
 检测S极、N极
 50.85ms (2.6μA) 典型值
●  电源电压范围：  2.7～5.5V
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点
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S-57B1 系列工作温度125℃ 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC

SOT-23-3
顶视图

2 3

1

1  VSS
2  VDD
3  OUT

●  极性检测： 检测S极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值、4.5mT 典型值、
 7.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：0.05ms (1400.0μA) 典型值
●  电源电压范围：  2.7～5.5V
●  工作环境温度： −40～+125℃

引脚排列图特　　点

S-5724 系列低电压工作 高速 交变检测型 霍尔效应IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  VDD
2  VSS
3  CE
4  OUT

1  VSS
2  VDD
3  OUT

SOT-23-3 
顶视图

2 3

1

●  极性检测： 交变检测型

●  输出逻辑： 检测S极时VOUT=“L”
   检测S极时VOUT=“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：50μs (640.0μA) 典型值

1.25ms（26.0μA）典型值
6.05ms（6.0μA）典型值

●  电源电压范围：  1.6～3.5V
●  工作环境温度： −40～+85℃
●  内置休眠电路 (仅限SNT-4A) 

引脚排列图特　　点

S-5725 系列高速 交变检测型 霍尔效应IC

SNT-4A
顶视图

1

2

4

3

1  VDD
2  VSS
3  CE
4  OUT

1  VSS
2  VDD
3  OUT

SOT-23-3 
顶视图

2 3

1

引脚排列图特　　点
●  极性检测： 交变检测型

●  输出逻辑： 检测S极时VOUT=“L”
   检测S极时VOUT=“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出

●  磁气灵敏度：    BOP=0.8mT 典型值、1.8mT 典型值、

                        3.0mT 典型值、7.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：50μs (1400.0μA) 典型值

1.25ms（60.0μA）典型值
6.05ms（13.0μA）典型值

●  电源电压范围：  2.7～5.5V
●  工作环境温度： −40～+85℃
●  内置休眠电路 (仅限SNT-4A) 

S-57M1 系列工作温度125℃ 高速 交变检测型 霍尔效应IC

SOT-23-3 
顶视图

2 3

1

1  VSS
2  VDD
3  OUT

●  极性检测： 检测两极

●  输出逻辑： 检测S极时VOUT=“L”

   检测S极时VOUT=“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、CMOS输出
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值
●  驱动周期 (消耗电流)：0.05ms (1400.0μA) 典型值
●  电源电压范围：  2.7～5.5V
●  工作环境温度： −40～+125℃

引脚排列图特　　点
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S-5731 系列高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC

SOT-23-3
顶视图

2 3

1

1  VSS
2  VDD
3  OUT

●  极性检测： 检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、
   N沟道驱动器＋内置上拉电阻
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值、6.0mT 典型值
●  斩波频率： 250kHz 典型值
●  输出延迟时间： 16.0μs 典型值
●  电源电压范围：  3.5～26.0V
●  内置稳压器
●  内置输出电流限制电路
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点

S-5732 I 系列高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC

●  极性检测： 检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、
   N沟道驱动器＋内置上拉电阻
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值
 BOP=6.0mT 典型值
●  斩波频率： fC=250kHz 典型值
●  输出延迟时间： tD=16.0μs 典型值
●  电源电压范围：  VDD=3.5～26.0V
●  内置稳压器
●  内置输出电流限制电路
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点

底视图

31 2

TO-92S
侧视图

1  VDD
2  VSS
3  OUT

S-5732 B 系列工作温度125℃ 高耐压 高速 单极检测型 霍尔效应开关IC

●  极性检测： 检测S极、检测N极
●  输出逻辑： 动态“L”、动态“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、
   N沟道驱动器＋内置上拉电阻
●  磁气灵敏度：    BOP=3.0mT 典型值
 BOP=6.0mT 典型值
●  斩波频率： fC=250kHz 典型值
●  输出延迟时间： tD=16.0μs 典型值
●  电源电压范围：  VDD=3.5～26.0V
●  内置稳压器
●  内置输出电流限制电路
●  工作环境温度： −40～+125℃

引脚排列图特　　点

底视图

31 2

TO-92S
侧视图

1  VDD
2  VSS
3  OUT
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S-5742 I 系列高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC

●  极性检测： 交变检测

●  输出逻辑： 检测S极时VOUT=“L”

   检测S极时VOUT=“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、
   N沟道驱动器＋内置上拉电阻
●  磁气灵敏度：    BOP=1.8mT 典型值
 BOP=3.0mT 典型值
 BOP=6.0mT 典型值
●  斩波频率： fC=500kHz 典型值
●  输出延迟时间： tD=8.0μs 典型值
●  电源电压范围：  VDD=3.5～26.0V
●  内置稳压器
●  内置输出电流限制电路
●  工作环境温度： −40～+85℃

引脚排列图特　　点

底视图

31 2

TO-92S
侧视图

1  VDD
2  VSS
3  OUT

S-5741 B 系列工作温度125℃ 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC

●  极性检测： 交变检测

●  输出逻辑： 检测S极时VOUT=“L”

   检测S极时VOUT=“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、
   N沟道驱动器＋内置上拉电阻
●  磁气灵敏度：    BOP=1.8mT 典型值、3.0mT 典型值、
 6.0mT 典型值
●  斩波频率： 500kHz 典型值
●  输出延迟时间： 8.0μs 典型值
●  电源电压范围：  3.5～26.0V
●  内置稳压器
●  内置输出电流限制电路
●  工作环境温度： −40～+125℃

引脚排列图特　　点

SOT-23-3S 
顶视图

2 3

1

1  VSS
2  VDD
3  OUT

S-5742 B 系列工作温度125℃ 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC

●  极性检测： 交变检测

●  输出逻辑： 检测S极时VOUT=“L”

   检测S极时VOUT=“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出、
   N沟道驱动器＋内置上拉电阻
●  磁气灵敏度：    BOP=1.8mT 典型值
 BOP=3.0mT 典型值
 BOP=6.0mT 典型值
●  斩波频率： fC=500kHz 典型值
●  输出延迟时间： tD=8.0μs 典型值
●  电源电压范围：  VDD=3.5～26.0V
●  内置稳压器
●  内置输出电流限制电路
●  工作环境温度： −40～+125℃

引脚排列图特　　点

底视图

31 2

TO-92S
侧视图

1  VDD
2  VSS
3  OUT
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S-5743 A 系列工作温度125℃ 高耐压 高速 交变检测型 霍尔效应IC

●  极性检测： 交变检测

●  输出逻辑： 检测S极时VOUT=“L”

   检测S极时VOUT=“H”
●  输出方式： N沟道开路漏极输出
●  磁气灵敏度：    BOP=0.5mT 典型值
 BOP=1.5mT 典型值
 BOP=2.2mT 典型值
 BOP=3.0mT 典型值
●  斩波频率： 500kHz 典型值
●  输出延迟时间： 8.0μs 典型值
●  电源电压范围：  2.7～26.0V
●  内置稳压器
●  内置输出电流限制电路
●  工作环境温度： −40～+125℃

引脚排列图特　　点

SOT-23-3S 
顶视图

2 3

1

1  VSS
2  VDD
3  OUT
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 S-5470 系列消耗电流极低 Normally-off微弱信号检测IC

● 消耗电流极低： IDD≤0.1nA (典型值)
● 检测微弱电流：   IDET=0.7nA (典型值)
● 工作电压范围广：   VDD=0.9～5.5V
● 检测微弱信号： 可检测约0.7nW (1.0V，0.7nA (典型值))的微

弱信号
● 检测信号的强弱差异： 可检测出被同时输入的两个信号的强弱差异

1  VDD
2  VSS
3  INM
4  INP
5  OUT

SOT-23-5
顶视图

1

4

3

5

2

特　　点 引脚排列图

 S-5471 系列能量收集 消耗电流极低 电压监视用IC

● 消耗电流极低： IDD≤10nA (典型值)
● 检测电压：   VDET=0.75V (典型值)
● 工作电压范围广：   VDD=0.7～5.5V

1  VDD
2  VSS
3  TEST
4  SENSE
5  OUT

SOT-23-5
顶视图

1

4

3

5

2

特　　点 引脚排列图

　产品一览

产品名称 类型 特点 消耗电流 电源电压

封装 

页

S
O

T
-2

3-
5

S-5470 微弱信号检测 0.7nA的微弱电流检测 0.1nA以下 0.9～5.5V ● 96
S-5471 电压监视 0.75V检测电压 10nA以下 0.7～5.5V ● 96
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　产品一览

运算放大器

产品名称 电路数
Rail-to-Rail

输入
工作电压范围

消耗电流

（典型值） 

（1个电路）

输入失调电压

（最大值）

（Ta=+25℃）

增益带宽乘积 压摆率 工作温度范围

封装

页

S
C

-8
8A

S
O

T-
23

-5

TM
S

O
P

-8

S
N

T-
8A

S-89430A 1 ○ 0.9～5.5V 0.5µA 10.0mV 4.8kHz 5.0V/ms -40～+85℃ ● ● 98
S-89430B 2 ○ 0.9～5.5V 0.5µA 10.0mV 4.8kHz 5.0V/ms -40～+85℃ ● ● 98
S-89431A 1 ○ 0.9～5.5V 0.5µA 5.0mV 4.8kHz 5.0V/ms -40～+85℃ ● ● 98
S-89431B 2 ○ 0.9～5.5V 0.5µA 5.0mV 4.8kHz 5.0V/ms -40～+85℃ ● ● 98
S-89110A 1 － 1.8～5.5V 50µA 4.0mV 175kHz 0.07V/µs -40～+85℃ ● ● 98
S-89110B 2 － 1.8～5.5V 50µA 4.0mV 175kHz 0.07V/µs -40～+85℃ ● ● 98
S-89120A 1 － 1.8～5.5V 10µA 4.0mV 35kHz 0.015V/µs -40～+85℃ ● ● 98
S-89120B 2 － 1.8～5.5V 10µA 4.0mV 35kHz 0.015V/µs -40～+85℃ ● ● 98
S-89130B 2 － 2.7～5.5V 1mA 6.0mV 3.0MHz 2.0V/µs -40～+125℃ ● ● 99
S-89140B 2 － 2.7～5.5V 0.27mA 7.0mV 1.0MHz 0.5V/µs -40～+125℃ ● ● 99
S-89713B 2 ○ 2.65～5.5V 165µA 10µV 240kHz 0.16V/µs -40～+85℃ ● ● 99

比较器

产品名称 电路数
Rail-to-Rail

输入
工作电压范围

消耗电流

（典型值） 

（1个电路）

输入失调电压

（最大值）

（Ta=+25℃）

上升传输

延迟时间

下降传输

延迟时间

上升

响应时间

下降

响应时间
工作温度范围

封装

页

S
C

-8
8A

TM
S

O
P

-8

S
N

T-
8A

S-89530A 1 ○ 0.9～5.5V 0.7µA 10.0mV 110µs 280µs 10µs 30µs -40～+85℃ ● 100
S-89531A 1 ○ 0.9～5.5V 0.7µA 5.0mV 110µs 280µs 10µs 30µs -40～+85℃ ● 100
S-89210A 1 － 1.8～5.5V 50µA 4.0mV 30µs 6µs 2µs 2µs -40～+85℃ ● 100
S-89220A 1 － 1.8～5.5V 10µA 4.0mV 150µs 30µs 10µs 10µs -40～+85℃ ● 100
S-89230B 2 － 1.8～5.5V 23µA 4.0mV 26µs 4µs 2µs 2µs -40～+85℃ ● ● 100
S-89240B 2 － 1.8～5.5V 5µA 4.0mV 100µs 18µs 10µs 10µs -40～+85℃ ● ● 100
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S-89430/89431 系列0.5µA Rail-to-Rail CMOS运算放大器

特　　点

引脚排列图

SC-88A 
顶视图
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顶视图

OUT1 
IN1(−) 
IN1(+) 

VSS 

VDD
OUT2
IN2(−)
IN2(+)

−

+ −

+

● 工作电源电压范围：  0.9～5.5V
● 消耗电流（每1个电路）：  0.5µA 典型值
● 输入输出电压范围（Rail-to-Rail）： VCMR=VSS～VDD

● 输入失调电压：  10.0mV 最大值
     (S-89430 系列)
    5.0mV 最大值
     (S-89431 系列)
● 工作温度范围：                       −40～+85℃
● 利用内部相位补偿，故不需外接元件

CMOS运算放大器 S-89110/89120 系列

● 工作电源电压范围: 1.8～5.5V
● 消耗电流（每1个电路）: 50µA（S-89110 系列）
   10µA（S-89120 系列）
● 输入失调电压: 4.0mV 最大值
● 工作温度范围：          −40～+85℃
● 利用内部相位补偿，故不需外接元件
● 输出全振幅
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  顶视图 
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SNT-8A 
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特　　点

引脚排列图
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S-89713 系列低输入失调电压 CMOS运算放大器

特　　点

引脚排列图
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顶视图
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顶视图
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CMOS运算放大器
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S-89130/89140 系列

特　　点

引脚排列图

● 工作电源电压范围: 2.7～5.5V
● 消耗电流（每1个电路）: 1.00mA（S-89130 系列）
   0.27mA（S-89140 系列）
● 输入失调电压: 6.0mV 最大值（S-89130 系列）
   7.0mV 最大值（S-89140 系列）
● 工作温度范围: −40～+125℃
● 利用内部相位补偿，故不需外接元件

● 工作电源电压范围: 2.65～5.5V
● 消耗电流（每1个电路）: 165µA 典型值
● 输入失调电压: 10µV 最大值
● 工作温度范围： −40～+85℃
● 利用内部相位补偿，故不需外接元件
● 输入输出Rail-to-Rail
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S-89230/89240 系列CMOS比较器

特　　点

引脚排列图
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顶视图
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顶视图
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● 工作电源电压范围： 1.8～5.5V
● 消耗电流（每1个电路）: 23µA 典型值（S-89230 系列）
   5µA 典型值（S-89240 系列）
● 输入失调电压: 4.0mV 最大值
● 工作温度范围：           −40～+85℃
● 输出全振幅

0.7µA Rail-to-Rail CMOS比较器

SC-88A 
顶视图

3 
IN(−) 

OUT 
4 

2 
VSS 

1 
IN(+) 

VDD 
5 

+
−

S-89530/89531 系列

特　　点 引脚排列图
● 工作电源电压范围：  0.9～5.5V
● 消耗电流：  0.7µA 典型值
● 输入输出电压范围（Rail-to-Rail）： VCMR=VSS～VDD

● 输入失调电压：  10.0mV 最大值
     (S-89530 系列)
    5.0mV 最大值
     (S-89531 系列)
● 工作温度范围：                       −40～+85℃

CMOS比较器

SC-88A 
顶视图

3 
IN(−) 

OUT 
4 

2 
VSS 

1 
IN(+) 

VDD 
5 

+
−

S-89210/89220 系列

特　　点 引脚排列图

● 工作电源电压范围: 1.8～5.5V
● 消耗电流: 50µA（S-89210 系列）
   10µA（S-89220 系列）
● 低输入失调电压: 4.0mV 最大值
● 工作温度范围：          −40～+85℃
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产品名称
通信
方式

工作电压
范围

计时工作
电压

消耗电流
（VDD=3.0V,
Ta=25℃）

IC间
振荡频率
偏差

振荡频率
电压偏差

特点

封装

页

S
N

T-
8A

8-
P

in
 S

O
P

8-
P

in
 T

S
S

O
P

16
-P

in
 T

S
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O
P

S-35190A 3线 1.3～5.5V 1.1～5.5V 0.25µA ±10ppm ±3ppm 超小型
封装

● ● ● 102

S-35390A 2线 1.3～5.5V 1.1～5.5V 0.25µA ±10ppm ±3ppm 超小型
封装

● ● ● 102

S-35391A 2线 1.3～5.5V 1.1～5.5V 0.25µA ±10ppm ±3ppm 超小型
封装

● ● 102

S-35192A 3线 1.3～5.5V 1.1～5.5V 0.45µA ±10ppm ±3ppm 32kHz
持续输出  

超小型
封装 ● 103

S-78190A 3线 1.3～5.5V 1.1～5.5V 0.35µA ±10ppm ±3ppm 唤醒信号  
扩展
报警 ● 103

S-35392A 2线 1.3～5.5V 1.1～5.5V 0.45µA ±10ppm ±3ppm 32kHz
常时输出  

超小型
封装 ● 103

S-35399A03 2线 1.3～5.5V 1.1～5.5V 0.34µA ±10ppm ±3ppm 扩展
报警  

24位上升
计数器 ● 103

　产品一览
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定时器 IC/ASSP           实时时钟

CMOS IC 2019

S-35190A/35390A/35391A实时时钟

● 低消耗电流： 0.25µA 典型值（VDD=3.0V、Ta=25℃）
● 宽工作电压范围： 1.3～5.5V
● 内置时钟校正功能
● 内置用户自由寄存器
● 3线(微型线路)方式的CPU界面(S-35190A）
● 2线(I2C-bus)方式的CPU界面(S-35390A/35391A）
● 内置报警中断功能
● 内置低电压检测时以及接通时的标记生成电路
● 内置到2099年为止的自动日历,闰年自动运算功能
● 内置稳压电路
● 内置 32.768kHz晶振电路（内置Cd、外接Cg）
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5
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顶视图
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顶视图
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顶视图
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顶视图
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顶视图
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　1. S-35190A 　2. S-35390A/35391A

特　　点

引脚排列图

＊ 1．仅 S-35390A
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CMOS IC 2019

S-35399A03实时时钟（年月日报警、24位计数器）

1 
2 
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4 

8 
7 
6 
5 

8-Pin SOP
顶视图

XOUT 

VSS 
XI

INT
XOUT 

VSS 
XIN 

SDA 
VDD 

SCL 

INTINT1

INT2

S-35399A03-J8T2U

特　　点 引脚排列图

● 低消耗电流： 0.34µA 典型值（VDD=3.0V、Ta=25℃）
● 宽工作电压范围：  1.3～5.5V
● 内置时钟校正功能
● 内置24位上升计数器
● 内置用户自由寄存器
● 2线（I2C-bus）方式的CPU界面
● 内置报警中断功能
● 内置低电压检测时以及接通时的标记生成电路
● 内置到2099年为止的自动日历、闰年自动运算功能
● 内置稳压电路
● 内置32.768kHz晶振电路（内置Cd、外接Cg）

S-35192A/35392A实时时钟（32kHz常时稳定输出）

● 低消耗电流： 0.45µA 典型值（VDD=3.0V、Ta=25℃）
● 持续输出32.768kHz时钟脉冲（N沟道开路漏极输出）
● 宽工作电压范围： 1.3～5.5V
● 内置时钟校正功能
● 内置用户自由寄存器
● 3线(微型线路)方式的CPU界面(S-35192A）
● 2线(I2C-bus)方式的CPU界面(S-35392A）
● 内置报警功能（S-35192A）
● 内置报警中断功能（S-35392A）
● 内置低电压检测时以及接通时的标记生成电路
● 内置到2099年为止的自动日历,闰年自动运算功能
● 内置稳压电路
● 内置 32.768kHz晶振电路（内置Cd、外接Cg）

　1. S-35192A 　2. S-35392A
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顶视图
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特　　点

引脚排列图

S-78190A 系列实时时钟（带有开关输入检测功能）

● 低消耗电流：  0.35µA 典型值（VDD=3.0V、Ta=25°C、BKUP=“L”）
● 宽工作电压范围： 1.3～5.5V
● 最低计时工作电压： 1.1V 
● 3线（微型线路）方式的CPU界面
● 内置输入检测电路 
● 内置遥控器预译码电路（可选） 
● 通过触发输入检测的通告信号输出功能 
● 内置用户自由寄存器 
● 内置时钟校正功能 
● 内置报警中断功能 
● 内置稳压电路 
● 内置低电压检测时以及接通时的标记生成电路 
● 内置到2099年为止的自动日历,闰年自动运算功能 
● 内置32.768kHz晶振电路（内置Cd、外接Cg）

特　　点

16-Pin TSSOP
顶视图
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备注  有关产品的规格，请向本公司营业部咨询。



104

定时器 IC/ASSP             电源顺序控制器

CMOS IC 2019

　产品一览

产品名称 使能输出信号
使能信号无效的

触发输入端子
工作温度范围

封装

页

8-
P

in
 T

S
S

O
P

S
N

T-
8A

S-77100 4通道 无 －40～＋85℃ ● ● 104
S-77101 3通道 有 －40～＋85℃ ● ● 104

特　　点

● 可简单地控制多个电源的顺序
● 可通过外接电容器设定延迟时间
●  可用1个输入信号来控制4通道的顺序 (S-77100系列)
●  可分别用不同的输入信号来控制上电顺序和断电顺序
 (S-77101系列)
● 可通过级联连接来增加使能输出信号
● 低消耗电流 : 3.0µA 典型值
  （断电期间、电源安定期间、
  VDD＝3.3V、Ta＝＋25℃）
● 宽工作电压范围 : 2.2V～5.5V
● 工作温度范围 : Ta＝－40～＋85℃
● 可选择输出方式 : CMOS输出、N沟道开路漏极输出
● 可选择输出逻辑 :  动态“H”、动态“L”

引脚排列图

8-Pin TSSOP
顶视图

1
2
3
4

8
7
6
5

SNT-8A
顶视图

8
7
6
5

1
2
3
4

引脚号 符号 描述

1 ENBL_A 使能信号输出端子

2 ENBL_B 使能信号输出端子

3 CDLY 外接电容器（CDLY）连接端子

4 VSS 接地（GND）端子
5 ON 使能信号有效的触发输入端子

6
ENBL_D*1 使能信号输出端子

OFF*2 使能信号无效的触发输入端子

7 ENBL_C 使能信号输出端子

8 VDD 正电源端子

*1.  仅限 S-77100系列
*2.  仅限 S-77101系列

引脚号 符号 描述

1 ENBL_A 使能信号输出端子

2 ENBL_B 使能信号输出端子

3 CDLY 外接电容器（CDLY）连接端子

4 VSS 接地（GND）端子
5 ON 使能信号有效的触发输入端子

6
ENBL_D*1 使能信号输出端子

OFF*2 使能信号无效的触发输入端子

7 ENBL_C 使能信号输出端子

8 VDD 正电源端子

电源顺序控制器 S-77100/77101系列
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车载用途

介绍已对应车载规格的高可靠性的

半导体产品。

电源管理IC
电压稳压器  ............................................................................  111

电压检测器  ............................................................................  124

看门狗定时器  ........................................................................  130

天线诊断用IC  ........................................................................  132

复合  ......................................................................................  133

电池保护IC  ............................................................................  134

存储器
E2PROM ................................................................................  136

传感器
磁性传感器IC  ........................................................................  143

放大器
运算放大器   ...........................................................................  145

定时器IC
实时时钟  ...............................................................................  147

便利型定时器  ........................................................................  149

要确认产品的详细信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。

www.ablic.com
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产品一览 

CMOS IC 2019

产品种类 产品名称 特点 工作温度
（最大值）

结点温度
（最大值）

绝对最大
额定值 输入电压范围 输出电流 输出电压范围 检测电压范围 精度

（全温度范围）

消耗电流 封装

页
典型值

最大值
（全温度
范围）
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-9
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16
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TS

SO
P

电压检测器
（复位IC）

S-19110 A
高耐压　可选择滞后幅度
可选择SENSE检测/VDD检测
带延迟功能电压检测器

125℃ 125℃ 45V 1.8～36.0V（VDD检测产品）
3.0～36.0V（SENSE检测产品） ─ ─ 3.6～10.0V（VDD检测产品）

3.0～10.0V（SENSE检测产品）
±2.0％

（5.0V≤−VDET≤10.0V） 0.6µA 1.6µA ● 129

S-19100/1 A 带延迟功能电压检测器 125℃ 125℃ 12V 0.6～10.0V（CMOS输出产品）
0.8～10.0V（N沟道开路漏极输出产品） ─ ─ 1.2～4.6V ±3.0％

（2.4V≤−VDET≤4.6V） 0.27µA 1.8µA ● ● 125

S-19110 H
高耐压　可选择滞后幅度
可选择SENSE检测/VDD检测
带延迟功能电压检测器

105℃ 125℃ 45V 1.8～36.0V （VDD检测产品）
3.0～36.0V （SENSE检测产品） ─ ─ 3.6～10.0V（VDD检测产品）

3.0～10.0V（SENSE检测产品）
±1.5％

（5.0V≤−VDET≤10.0V） 0.6µA 1.6µA ● 128

S-19100/1 H 带延迟功能电压检测器 105℃ 125℃ 12V 0.6～10.0V（CMOS输出产品）
0.8～10.0V（N沟道开路漏极输出产品） ─ ─ 1.2～4.6V ±2.5％

（2.4V≤−VDET≤4.6V） 0.27µA 1.1µA ●＊ ● ● 124

S-19102/3/8/9 SENSE检测电压检测器 105℃ 125℃ 12V 0.95～10.0V ─ ─ 1.0～5.0V ±3.5％
（2.2V≤−VDET≤5.0V） 0.5µA 0.9µA ● 126

S-19104/5/6/7 SENSE检测
带延迟功能电压检测器 105℃ 125℃ 12V 0.95～10.0V ─ ─ 1.0～5.0V ±3.5％

（2.2V≤−VDET≤5.0V） 0.5µA 0.9µA ● 127

电压稳压器
（LDO）

S-1142 A 高耐压LDO 125℃ 135℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～12.0V ─ ±4.0％ 4.0µA 15.0µA ● 118

S-19200 A 高耐压LDO 125℃ 135℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～15.0V ─ ±4.0％ 4.0µA 15.0µA ● 118

S-19212 A 高耐压LDO 125℃ 150℃ 45V 3.0～36.0V 250mA 2.5～16.0V ─ ±2.0％ 6.5µA 8.5µA ● ● ● ● ● ● 119

S-19243 A
Secondary LDO
备有软启动功能

备有输出电压外部设定产品
125℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 500mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● ● 120

S-19244 A
Secondary LDO
备有软启动功能

备有输出电压外部设定产品
125℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 1000mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● 121

S-1142 H 高耐压LDO 105℃ 125℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～15.0V ─ ±3.0％ 4.0µA 9.0µA ● 113

S-19200 H 高耐压LDO 105℃ 125℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～15.0V ─ ±3.0％ 4.0µA 9.0µA ● ● 113

S-19212 H 高耐压LDO 105℃ 150℃ 45V 3.0～36.0V 250mA 2.5～16.0V ─ ±2.0％ 6.5µA 8.5µA ● ● ● ● ● ● 114

S-19243 H
Secondary LDO
带软启动功能LDO

备有输出电压外部设定产品
105℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 500mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● ● 115

S-19244 H
Secondary LDO
带软启动功能LDO

备有输出电压外部设定产品
105℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 1000mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● 116

S-19251 0.8mm超小型封装
Secondary LDO 105℃ 125℃ 6V 1.5～5.5V 150mA 1.0～3.5V ─ ±2.5％ 20µA 50µA ● ● ● 111

S-19252 Secondary LDO
带软启动功能LDO 105℃ 125℃ 6V 1.5～5.5V 150mA 1.0～3.6V ─ ±3.0％ 36µA 57µA ● ● ● 112

S-19253 H Secondary LDO
带软启动功能LDO 105℃ 150℃ 7V 2.5～6.5V 500mA 1.0～5.5V ─ ±3.0％ 120µA 150µA ● 117

S-19254 H Secondary LDO
带软启动功能LDO 105℃ 150℃ 7V 2.5～6.5V 1000mA 1.0～5.5V ─ ±3.0％ 120µA 150µA ● 117
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＊：仅S-19100xxxH系列

产品种类 产品名称 特点 工作温度
（最大值）

结点温度
（最大值）

绝对最大
额定值 输入电压范围 输出电流 输出电压范围 检测电压范围 精度

（全温度范围）

消耗电流 封装
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电压检测器
（复位IC）

S-19110 A
高耐压　可选择滞后幅度
可选择SENSE检测/VDD检测
带延迟功能电压检测器

125℃ 125℃ 45V 1.8～36.0V（VDD检测产品）
3.0～36.0V（SENSE检测产品） ─ ─ 3.6～10.0V（VDD检测产品）

3.0～10.0V（SENSE检测产品）
±2.0％

（5.0V≤−VDET≤10.0V） 0.6µA 1.6µA ● 129

S-19100/1 A 带延迟功能电压检测器 125℃ 125℃ 12V 0.6～10.0V（CMOS输出产品）
0.8～10.0V（N沟道开路漏极输出产品） ─ ─ 1.2～4.6V ±3.0％

（2.4V≤−VDET≤4.6V） 0.27µA 1.8µA ● ● 125

S-19110 H
高耐压　可选择滞后幅度
可选择SENSE检测/VDD检测
带延迟功能电压检测器

105℃ 125℃ 45V 1.8～36.0V （VDD检测产品）
3.0～36.0V （SENSE检测产品） ─ ─ 3.6～10.0V（VDD检测产品）

3.0～10.0V（SENSE检测产品）
±1.5％

（5.0V≤−VDET≤10.0V） 0.6µA 1.6µA ● 128

S-19100/1 H 带延迟功能电压检测器 105℃ 125℃ 12V 0.6～10.0V（CMOS输出产品）
0.8～10.0V（N沟道开路漏极输出产品） ─ ─ 1.2～4.6V ±2.5％

（2.4V≤−VDET≤4.6V） 0.27µA 1.1µA ●＊ ● ● 124

S-19102/3/8/9 SENSE检测电压检测器 105℃ 125℃ 12V 0.95～10.0V ─ ─ 1.0～5.0V ±3.5％
（2.2V≤−VDET≤5.0V） 0.5µA 0.9µA ● 126

S-19104/5/6/7 SENSE检测
带延迟功能电压检测器 105℃ 125℃ 12V 0.95～10.0V ─ ─ 1.0～5.0V ±3.5％

（2.2V≤−VDET≤5.0V） 0.5µA 0.9µA ● 127

电压稳压器
（LDO）

S-1142 A 高耐压LDO 125℃ 135℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～12.0V ─ ±4.0％ 4.0µA 15.0µA ● 118

S-19200 A 高耐压LDO 125℃ 135℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～15.0V ─ ±4.0％ 4.0µA 15.0µA ● 118

S-19212 A 高耐压LDO 125℃ 150℃ 45V 3.0～36.0V 250mA 2.5～16.0V ─ ±2.0％ 6.5µA 8.5µA ● ● ● ● ● ● 119

S-19243 A
Secondary LDO
备有软启动功能

备有输出电压外部设定产品
125℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 500mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● ● 120

S-19244 A
Secondary LDO
备有软启动功能

备有输出电压外部设定产品
125℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 1000mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● 121

S-1142 H 高耐压LDO 105℃ 125℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～15.0V ─ ±3.0％ 4.0µA 9.0µA ● 113

S-19200 H 高耐压LDO 105℃ 125℃ 60V 3.0～50.0V 200mA 2.0～15.0V ─ ±3.0％ 4.0µA 9.0µA ● ● 113

S-19212 H 高耐压LDO 105℃ 150℃ 45V 3.0～36.0V 250mA 2.5～16.0V ─ ±2.0％ 6.5µA 8.5µA ● ● ● ● ● ● 114

S-19243 H
Secondary LDO
带软启动功能LDO

备有输出电压外部设定产品
105℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 500mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● ● 115

S-19244 H
Secondary LDO
带软启动功能LDO

备有输出电压外部设定产品
105℃ 150℃ 12V 2.5～10.0V 1000mA

1.0～6.0V
（内部设定产品）、

1.0～9.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％ 120µA 150µA ● ● ● ● 116

S-19251 0.8mm超小型封装
Secondary LDO 105℃ 125℃ 6V 1.5～5.5V 150mA 1.0～3.5V ─ ±2.5％ 20µA 50µA ● ● ● 111

S-19252 Secondary LDO
带软启动功能LDO 105℃ 125℃ 6V 1.5～5.5V 150mA 1.0～3.6V ─ ±3.0％ 36µA 57µA ● ● ● 112

S-19253 H Secondary LDO
带软启动功能LDO 105℃ 150℃ 7V 2.5～6.5V 500mA 1.0～5.5V ─ ±3.0％ 120µA 150µA ● 117

S-19254 H Secondary LDO
带软启动功能LDO 105℃ 150℃ 7V 2.5～6.5V 1000mA 1.0～5.5V ─ ±3.0％ 120µA 150µA ● 117

＊：仅S-19100xxxH系列
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产品种类 产品名称 特点 工作温度
（最大值）

结点温度
（最大值）

绝对最大
额定值 输入电压范围 输出电流 输出电压范围 检测电压范围 精度

（全温度范围）

消耗电流 封装

页
典型值

最大值
（全温度
范围）

HS
NT

-4(
08

08
)B

HS
NT

-4(
101

0)B

S
N

T-
4A

HS
NT

-8(
20

30
)

SO
T-

89
-5

SC
-8

2A
B

SO
T-

23
-5

SO
T-

23
-6

TM
SO

P-
8

HT
M

SO
P-

8

HT
SS

OP
-1

6 

H
S

O
P

-6

H
SO

P-
8A

TO
-25

2-5
S

︵A

︶

TO
-2

52
-9

S

16
-P

in 
TS

SO
P

LDO＋复位IC

S-19311 高耐压LDO＋复位功能 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 200mA 3.0～5.3V 2.6～5.0V ±2.0％（LDO）
±100mV（复位IC） 60µA 95µA ● ● 122

S-19312 高耐压LDO＋复位功能 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 400mA 3.0～5.3V  2.6～5.0V ±2.0％（LDO）
±100mV（复位IC） 60µA 95µA ● ● 123

看门狗定时器
（WDT）

S-19500/1 高耐压LDO＋复位功能＋
看门狗定时器 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 200mA 3.0～5.3V 2.6～5.0V ±2.0％（LDO）

±100mV（复位IC） 75µA 115µA ● 130

S-19502/3 高耐压LDO＋复位功能＋
看门狗定时器 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 400mA 3.0～5.3V 2.6～5.0V ±2.0％（LDO）

±100mV（复位IC） 75µA 115µA ● ● 131

S-19400/1 复位功能＋看门狗定时器
可选择窗口模式 125℃ 125℃ 7V 0.9～6.0V ─ ─ 2.0～5.0V ±2.0％（复位IC） 3.8µA 9.0µA ● ● 132

天线诊断用IC

S-19700
带电流监视功能高耐压LDO

(可作为高侧开关)
备有防止反向电流功能

125℃ 150℃ 45V 4.5～36.0V 400mA

3.3～15.0V
（内部设定产品）、

3.3～20.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％（LDO） 80µA 170µA ● 132

S-19680
带电流监视功能
高侧开关

备有报警信号输出
105℃ 150℃ 12V 2.7～10.0V 100mA ─ ─ ─ 12µA 24µA ● 133

电池保护IC

S-19190 带电量平衡功能
电压监视用IC 105℃ 125℃ 6V 1.5～5.0V ─ ─ 2.0～4.6V ±1.6%

(2.4V≤VBU,VCU≤4.6V) 1.2µA 2.1µA ● 134

S-19192
带自测试功能

3～6节
电池监视IC

105℃ 125℃ 28V 6.0～28V ─ ─ 2.5～4.5V （过充电）
1.5～3.0V （过放电）

±30mV（VCU）
（Ta=−5～+55℃） 10µA 18µA

（Ta=+25℃） ● 135

S-8235A
带自测试功能

3～5节
二级保护用

85℃ 125℃ 26V 6.0～24V ─ ─ 3.6～4.5V ±30mV（VCU）
（Ta=−5℃～+55℃） 5µA 10µA

（Ta=+25℃） ● 134
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产品种类 产品名称 特点 工作温度
（最大值）

结点温度
（最大值）

绝对最大
额定值 输入电压范围 输出电流 输出电压范围 检测电压范围 精度

（全温度范围）

消耗电流 封装
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LDO＋复位IC

S-19311 高耐压LDO＋复位功能 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 200mA 3.0～5.3V 2.6～5.0V ±2.0％（LDO）
±100mV（复位IC） 60µA 95µA ● ● 122

S-19312 高耐压LDO＋复位功能 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 400mA 3.0～5.3V  2.6～5.0V ±2.0％（LDO）
±100mV（复位IC） 60µA 95µA ● ● 123

看门狗定时器
（WDT）

S-19500/1 高耐压LDO＋复位功能＋
看门狗定时器 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 200mA 3.0～5.3V 2.6～5.0V ±2.0％（LDO）

±100mV（复位IC） 75µA 115µA ● 130

S-19502/3 高耐压LDO＋复位功能＋
看门狗定时器 125℃ 150℃ 45V 4.0～36.0V 400mA 3.0～5.3V 2.6～5.0V ±2.0％（LDO）

±100mV（复位IC） 75µA 115µA ● ● 131

S-19400/1 复位功能＋看门狗定时器
可选择窗口模式 125℃ 125℃ 7V 0.9～6.0V ─ ─ 2.0～5.0V ±2.0％（复位IC） 3.8µA 9.0µA ● ● 132

天线诊断用IC

S-19700
带电流监视功能高耐压LDO

(可作为高侧开关)
备有防止反向电流功能

125℃ 150℃ 45V 4.5～36.0V 400mA

3.3～15.0V
（内部设定产品）、

3.3～20.0V
（外部设定产品）

─ ±2.3％（LDO） 80µA 170µA ● 132

S-19680
带电流监视功能
高侧开关

备有报警信号输出
105℃ 150℃ 12V 2.7～10.0V 100mA ─ ─ ─ 12µA 24µA ● 133

电池保护IC

S-19190 带电量平衡功能
电压监视用IC 105℃ 125℃ 6V 1.5～5.0V ─ ─ 2.0～4.6V ±1.6%

(2.4V≤VBU,VCU≤4.6V) 1.2µA 2.1µA ● 134

S-19192
带自测试功能

3～6节
电池监视IC

105℃ 125℃ 28V 6.0～28V ─ ─ 2.5～4.5V （过充电）
1.5～3.0V （过放电）

±30mV（VCU）
（Ta=−5～+55℃） 10µA 18µA

（Ta=+25℃） ● 135

S-8235A
带自测试功能

3～5节
二级保护用

85℃ 125℃ 26V 6.0～24V ─ ─ 3.6～4.5V ±30mV（VCU）
（Ta=−5℃～+55℃） 5µA 10µA

（Ta=+25℃） ● 134
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  符合AEC-Q100标准 

 
本产品目录中登载的一部分产品符合AEC (Automotive Electronics Council) 的车载用集成电路的应力测试标准AEC-Q100。 
有关符合AEC-Q100标准的车载产品，可以提供可靠性测试结果。 
详情请向本公司营业部咨询。 
 

  有关用途 

 
注意 本公司的车载产品可使用于车辆器械、车载器械。考虑使用于车辆器械、车载器械时，请务必与本公司的营业部门商谈。 
 
本公司是根据每个产品、每个工作温度范围，来设置车载用IC的所需用途。 
所需用途，请确认各产品介绍页中记载的以下的标记。 
详情或不明之处，请向本公司营业部咨询。 
 

 

 
 

可用于保证车辆安全行驶的引擎、变速器、汽车悬架、ABS部件上、EV/HEV/PHEV关联器械等。 

 

 
 

可用于计量器、车体、前照灯、ITS等。 

 

 
 

可用于车载配件、车载导航仪、车载音响等。 

 

  相关资料 

 
有关产品的具体规格，请参照各产品的数据表。 
有关最新版本的数据表，请向本公司营业部咨询。 
或访问本公司Web网站，请选择产品种类和产品名，下载该产品的PDF文件。 
 

www.ablic.com   艾普凌科有限公司Web网站 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。 

www.ablic.com   艾普凌科有限公司Web网站 
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NEW S-19251系列
工作温度105C、 
5.5V输入、150mA的电压稳压器 

  

 
  特    点 
 
 输出电压 : 在1.0 V ~ 3.5 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 : 1.5 V ~ 5.5 V 
 输出电压精度 : 2.5% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 工作时 : 20 A (典型值)、50 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
  休眠时 : 0.1 A (典型值)、4.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 输入输出电压差 : 0.16 V (典型值) (2.8 V输出产品、IOUT = 100 mA) 
 输出电流 : 可输出150 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V) 
 纹波抑制率 : 75 dB (典型值) (1.2 V输出产品、f = 1.0 kHz) 
  70 dB (典型值) (2.8 V输出产品、f = 1.0 kHz) 
 输入电容器 : 可以使用大于或等于1.0 F的陶瓷电容器 
 输出电容器 : 可以使用大于或等于1.0 F的陶瓷电容器 
 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 : 检测温度150C (典型值) 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
  可选择放电分路功能的 "有" / "无" 
  可选择下拉功能的 "有" / "无" 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 105C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

   HSNT-4(1010)B*1

 

 HSNT-4(0808)B*1 

 

  
1 VIN  1 VOUT 1 VOUT 
2 VSS  2 VSS 2 VSS 
3 ON / OFF  3 ON / OFF 3 ON / OFF 
4 NC  4 VIN 4 VIN 
5 VOUT     
      

 
*1. 可用于车载配件、车载导航仪、车载音响等。 
 

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。 

www.ablic.com   艾普凌科有限公司Web网站 
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电压稳压器 
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NEW S-19252系列
工作温度105C、带软启动功能、 
5.5V输入、150mA的电压稳压器 

  

 
  特    点 
 
 输出电压 : 在1.0 V ~ 3.6 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 : 1.5 V ~ 5.5 V 
 输出电压精度 : 15 mV (1.0 V≤VOUT(S)＜1.5 V、Ta = 25°C) 
  1.0% (1.5 V≤VOUT(S)≤3.6 V、Ta = 25°C) 
  3.0% (1.0 V≤VOUT(S)≤3.6 V、Tj = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 工作时 : 36 A (典型值)、57 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
  休眠时 : 0.1 A (典型值)、4.2 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 输入输出电压差 : 70 mV (典型值) (2.8 V输出产品、IOUT = 100 mA时) 
 输出电流 : 可输出150 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V时) 
 纹波抑制率 : 70 dB (典型值) (VOUT(S)≤2.5 V、f = 10 kHz时) 
  80 dB (典型值) (f = 1.0 kHz时) 
 输入电容器 : 可以使用大于或等于1.0 F的陶瓷电容器 
 输出电容器 : 可以使用大于或等于1.0 F的陶瓷电容器 
 内置软启动电路 : 可以调整在接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后的输出电压的上升时间 
  SOT-23-5的软启动时间可通过SST端子切换tSS0 = 0.1 ms (典型值) / tSS1 = 1.0 ms (典型值) 
  SC-82AB的软启动时间固定为tSS0 = 0.1 ms (典型值) 
  HSNT-4(1010)B的软启动时间固定为tSS0 = 0.1 ms (典型值) 或tSS1 = 1.0 ms (典型值) 
 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
  可选择放电分路功能的 "有" / "无" 
  可选择下拉功能的 "有" / "无" 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

   SC-82AB 

 

 HSNT-4(1010)B*1 

 

  
1 VIN  1 ON / OFF 1 VOUT 
2 VSS  2 VSS 2 VSS 
3 ON / OFF  3 VOUT 3 ON / OFF 
4 SST  4 VIN 4 VIN 
5 VOUT     
      

 
*1. 可用于车载配件、车载导航仪、车载音响等。 
 

产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。 

www.ablic.com   艾普凌科有限公司Web网站 
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电压稳压器 

CMOS IC 2019  113 

S-1142xxxH系列
工作温度105C、50V输入、 
200mA的电压稳压器 

  

 
  特    点 
 
 输出电压 : 在2.0 V ~ 15.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 : 3.0 V ~ 50 V 
 输出电压精度 : 1.0% (Tj = 25°C) 
  3.0% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 工作时 : 4.0 A (典型值)、9.0 A (最大值) (Ta = 40°C ~ 105°C) 

 休眠时 : 0.1 A (典型值)、2.5 A (最大值) (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 输出电流 : 可输出200 mA (VIN≥VOUT(S)  2.0 V) 
 输入、输出电容器 : 能够使用大于或等于0.1 F的陶瓷电容器 
 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 : 防止因发热引起对产品的破坏 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 
  引脚排列图 
 

HSOP-6 

 

  
1 VOUT 
2 VSS 
3 ON / OFF 
4 NC 
5 VSS 

6 VIN 

  

 
 

S-19200A/BxxH系列
工作温度105C、50V输入、 
200mA的电压稳压器 

  

 
  特    点 
 
 输出电压 :  在2.0 V ~ 15.0 V的范围内，以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  3.0 V ~ 50 V 
 输出电压精度 :  1.0% (Tj = 25°C) 
  3.0% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 工作时 : 4.0 A (典型值), 9.0 A (最大值) (Ta = 40°C ~ 105°C) 

 休眠时 : 0.1 A (典型值), 2.5 A (最大值) (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 输出电流 : 可输出200 mA (VIN≥VOUT(S)  2.0 V) 
 输入、输出电容器 : 能够使用大于或等于0.1 F的陶瓷电容器 
 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 : 防止因发热引起对产品的破坏 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 可耐受65 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

   HSOP-6 

 

 
1 VOUT  1 VOUT 
2 ON / OFF  2 VSS 
3 VSS  3 ON / OFF 
4 NC  4 NC 
5 VIN  5 VSS
   6 VIN 
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 S-19212B/DxxH系列
工作温度105C、36V输入、 
250mA的电压稳压器 

 
 

 
  特    点 
 
 输出电压 : 在2.5 V ~ 16.0 V的范围内，以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 : 3.0 V ~ 36 V 
 输出电压精度 : 2.0% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 工作时 : 6.5 A (典型值), 8.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
  休眠时 : 0.1 A (典型值), 3.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
 输出电流 : 可输出250 mA (VIN≥VOUT(S)  2.0 V) 
 输入电容器 : 可以使用陶瓷电容器 (大于或等于1.0 F) 
 输出电容器 : 可以使用陶瓷电容器 (1.0 F ~ 100 F) 
 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 : 检测温度165°C (典型值) 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 : 在休眠时释放出输出电容器的电荷 (RLOW = 70 k (典型值)) 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

   HSOP-8A  HSOP-6 

 

  
1 VOUT  1 VOUT 1 VOUT 
2 ON / OFF  2 NC 2 VSS 
3 VSS  3 NC 3 ON / OFF 
4 NC  4 ON / OFF 4 NC 
5 VIN  5 VSS 5 VSS
   6 NC 6 VIN 
   7 NC   
   8 VIN   
       

          
SOT-89-5 

 

   HTMSOP-8 

 

  SOT-23-5 

 

  
1 NC  1 VOUT 1 VIN 
2 VSS  2 NC 2 VSS 
3 VIN  3 NC 3 NC 
4 VOUT  4 ON / OFF 4 ON / OFF 
5 ON / OFF  5 VSS 5 VOUT 
   6 NC   
   7 NC   
   8 VIN   
      

 
 
  

3

51 42

8

5

6

7

1

4

3

2

Top view

1 32

46 5

1 32

45

Top view

8

5
6
7

1

4
3
2

1 32

45



电压稳压器 

CMOS IC 2019  115 

 S-19243xxxH系列
工作温度105C、带软启动功能、10V输入、 
500mA的电压稳压器  

 
  特    点 
 
 输出电压 (外部设定产品) :  在1.0 V ~ 9.0 V的范围内，可通过外部电阻设定 
  (仅限HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
 输出电压 (内部设定产品) :  在1.0 V ~ 6.0 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  2.5 V ~ 10.0 V 
 输出电压精度 :  2.3% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 输入输出电压差 :  0.09 V (典型值) (2.6 V输出产品、IOUT = 200 mA时) 
 消耗电流 :  工作时 : 120 A (典型值), 150 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 150°C)  
  休眠时 :  0.1 A (典型值), 4.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
 输出电流 :  可输出500 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V时) 
 纹波抑制率 :  60 dB (典型值) (f = 1.0 kHz时) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 :  检测温度 170°C (典型值) 
 内置软启动电路 : 可以调整在接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后的输出电压的上升时间 
  可变型 : E / F / G / H型、tSS = 6.0 ms (典型值) (CSS = 10 nF) 
   可以通过电容器 (CSS) 改变软启动时间 
  固定型 : A / B / C / D型、固定为tSS = 1.0 ms (典型值) 
 内置ON / OFF控制电路 :  能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 :  在休眠时释放出输出电容器的电荷 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

 
输出电压内部设定产品 
(E / F / G / H型) 

 HSOP-8A 输出电压外部设定产品

(E / F / G / H型) 
输出电压内部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT  1 VOUT VOUT VOUT 
2 ON / OFF  2 VADJ VOUT NC 
3 VSS  3 VSS VSS VSS 
4 SSC  4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 VIN  5 SSC ON / OFF SSC 
   6 NC NC NC 
   7 NC NC NC 
   8 VIN VIN VIN 

 
HSOP-6 

 

 输出电压外部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VSS VSS VSS 
3 VADJ ON / OFF ON / OFF 
4 ON / OFF NC SSC 
5 VSS VSS VSS 
6 VIN VIN VIN 
    

     
SOT-89-5 

 

 输出电压内部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型)  
1 ON / OFF ON / OFF  
2 VSS VSS  
3 NC SSC  
4 VIN VIN  
5 VOUT VOUT  
    

     
HSNT-8(2030) 

 

 输出电压外部设定产品 
(E / F / G / H型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VADJ VOUT VOUT 
3 VSS VSS VSS 
4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 SSC ON / OFF SSC 
6 NC NC NC 
7 NC NC NC 
8 VIN VIN VIN 
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 S-19244xxxH系列
工作温度105C、带软启动功能、10V输入、 
1000mA的电压稳压器  

 
  特    点 
 
 输出电压 (外部设定产品) :  在1.0 V ~ 9.0 V的范围内，可通过外部电阻设定 
  (仅限HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
 输出电压 (内部设定产品) :  在1.0 V ~ 6.0 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  2.5 V ~ 10.0 V 
 输出电压精度 :  2.3% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 输入输出电压差 :  0.38 V (典型值) (2.6 V输出产品、IOUT = 1000 mA时) 
 消耗电流 :  工作时 :  120 A (典型值), 150 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 150°C)  
  休眠时 : 0.1 A (典型值), 4.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
 输出电流 :  可输出1000 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V时) 
 纹波抑制率 :  60 dB (典型值) (f = 1.0 kHz时) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 :  检测温度 170°C (典型值) 
 内置软启动电路 :  可以调整在接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后的输出电压的上升时间 
  可变型 : E / F / G / H型、tSS = 6.0 ms (典型值) (CSS = 10 nF) 
   可以通过电容器 (CSS) 改变软启动时间 
  固定型 : A / B / C / D型、固定为tSS = 1.0 ms (典型值) 
 内置ON / OFF控制电路 :  能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 :  在休眠时释放出输出电容器的电荷 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

 
输出电压内部设定产品 
(E / F / G / H型) 

 HSOP-8A 输出电压外部设定产品

(E / F / G / H型) 
输出电压内部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT  1 VOUT VOUT VOUT 
2 ON / OFF  2 VADJ VOUT NC 
3 VSS  3 VSS VSS VSS 
4 SSC  4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 VIN  5 SSC ON / OFF SSC 
   6 NC NC NC 
   7 NC NC NC 
   8 VIN VIN VIN 

 
HSOP-6 

 

 
输出电压外部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VSS VSS VSS 
3 VADJ ON / OFF ON / OFF 
4 ON / OFF NC SSC 
5 VSS VSS VSS 
6 VIN VIN VIN 
    

     
HSNT-8(2030) 

 

 
输出电压外部设定产品 
(E / F / G / H型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VADJ VOUT VOUT 
3 VSS VSS VSS 
4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 SSC ON / OFF SSC 
6 NC NC NC 
7 NC NC NC 
8 VIN VIN VIN 
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 S-19253xxxH系列
工作温度105C、带软启动功能、6.5V输入、 
500mA的电压稳压器  

 
  特    点 
 
 输出电压 :  在1.0 V ~ 5.5 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  2.5 V ~ 6.5 V 
 输出电压精度 :  3.0% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 输入输出电压差 :  0.09 V (典型值) (2.6 V输出产品、IOUT = 200 mA时) 
 消耗电流 :  工作时 :  120 A (典型值), 150 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
  休眠时 : 0.1 A (典型值), 4.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
 输出电流:  可输出500 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V时) 
 纹波抑制率 :  60 dB (典型值) (f = 1.0 kHz时) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 :  检测温度 170°C (典型值) 
 内置软启动电路 :  可以调整在接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后的输出电压的上升时间 
  可变型 : tSS = 6.0 ms (典型值) (CSS = 10 nF) 
   可以通过电容器 (CSS) 改变软启动时间 
 内置ON / OFF控制电路:  能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 :  在休眠时释放出输出电容器的电荷 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-89-5 

 

  
1 ON / OFF 
2 VSS 
3 SSC 
4 VIN 
5 VOUT 

  

 

 S-19254xxxH系列
工作温度105C、带软启动功能、6.5V输入、 
1000mA的电压稳压器  

 
  特    点 
 
 输出电压 :  在1.0 V ~ 5.5 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  2.5 V ~ 6.5 V 
 输出电压精度 :  3.0% (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 输入输出电压差 :  0.38 V (典型值) (2.6 V输出产品、IOUT = 1000 mA时) 
 消耗电流 :  工作时 :  120 A (典型值), 150 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
  休眠时 :  0.1 A (典型值), 4.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C)  
 输出电流 :  可输出1000 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V时) 
 纹波抑制率 :  60 dB (典型值) (f = 1.0 kHz时) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路:  检测温度 170°C (典型值) 
 内置软启动电路 :  可以调整在接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后的输出电压的上升时间 
  可变型 : tSS = 6.0 ms (典型值) (CSS = 10 nF) 
   可以通过电容器 (CSS) 改变软启动时间 
 内置ON / OFF控制电路 :  能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 :  在休眠时释放出输出电容器的电荷 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

HSOP-8A 

 

  
1 VOUT 
2 NC 
3 VSS 
4 ON / OFF 
5 SSC 
6 NC 
7 NC 
8 VIN 
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 S-1142xxxA系列
工作温度125C、50V输入、 
200mA的电压稳压器 

  

 
  特    点 
 
 输出电压 : 在2.0 V ~ 12.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 : 3.0 V ~ 50 V 
 输出电压精度 : 1.0% (Tj = 25°C) 
  4.0% (Tj = 40°C ~ 125°C） 
 消耗电流  工作时 :  4.0 A (典型值), 15.0 A (最大值) (Ta = 40°C ~ 135°C) 

 休眠时 :  0.1 A (典型值), 3.5 A (最大值) (Ta = 40°C ~ 135°C) 
 输出电流: 可输出200 mA (VIN≥VOUT(S)  2.0 V) 
 输入、输出电容器 : 可以使用陶瓷电容器 (大于或等于0.1 F) 
 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路: 防止因发热引起对产品的破坏 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 
  引脚排列图 
 

HSOP-6 

 

  
1 VOUT 
2 VSS 
3 ON / OFF 
4 NC 
5 VSS 

6 VIN 

  

 
 

 S-19200A/BxxA系列
工作温度125C、50V输入、 
200mA的电压稳压器 

  

 
  特    点 
 
 输出电压 :  在2.0 V ~ 15.0 V的范围内，以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  3.0 V ~ 50 V 
 输出电压精度 :  1.0% (Tj = 25°C) 
  4.0% (Tj = 40°C ~ 125°C) 
 消耗电流 :  工作时 :  4.0 A (典型值), 15.0 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 135°C) 

 休眠时 :  0.1 A (典型值), 3.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 135°C) 
 输出电流 :  可输出200 mA (VIN≥VOUT(S)  2.0 V) 
 输入、输出电容器 :  可以使用陶瓷电容器 (大于或等于0.1 F) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路:  防止因发热引起对产品的破坏 
 内置ON / OFF控制电路 :  能够延长电池的使用寿命 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 125°C 
 可耐受65 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

  
1 VOUT 
2 ON / OFF 
3 VSS 
4 NC 
5 VIN 
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 S-19212B/DxxA系列
工作温度125C、36V输入、 
250mA的电压稳压器 

 
 

 
  特    点 
 
 输出电压 :  在2.5 V ~ 16.0 V的范围内，以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  3.0 V ~ 36 V 
 输出电压精度 : 2.0% (Tj = 40°C ~ 125°C) 
 消耗电流 :  工作时 :  6.5 A (典型值), 8.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 125°C)  
  休眠时 :  0.1 A (典型值), 3.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 125°C)  
 输出电流 :  可输出250 mA (VIN≥VOUT(S)  2.0 V) 
 输入电容器 : 可以使用陶瓷电容器 (大于或等于1.0 F) 
 输出电容器 : 可以使用陶瓷电容器 (1.0 F ~ 100 F) 
 内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 : 检测温度165°C (典型值) 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 : 在休眠时释放出输出电容器的电荷 (RLOW = 70 k (典型值)) 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

   HSOP-8A  HSOP-6 

 

  
1 VOUT  1 VOUT 1 VOUT 
2 ON / OFF  2 NC 2 VSS 
3 VSS  3 NC 3 ON / OFF 
4 NC  4 ON / OFF 4 NC 
5 VIN  5 VSS 5 VSS 
   6 NC 6 VIN 
   7 NC   
   8 VIN   
      

         
SOT-89-5 

 

   HTMSOP-8 

 

  SOT-23-5 

 

  
1 NC  1 VOUT 1 VIN 
2 VSS  2 NC 2 VSS 
3 VIN  3 NC 3 NC 
4 VOUT  4 ON / OFF 4 ON / OFF 
5 ON / OFF  5 VSS 5 VOUT 
   6 NC   
   7 NC   
   8 VIN   
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 S-19243xxxA系列
工作温度125C、带软启动功能、10V输入、 
500mA的电压稳压器  

 
  特    点 
 
 输出电压 (外部设定产品) :  在1.0 V ~ 9.0 V的范围内，可通过外部电阻设定 
  (仅限HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
 输出电压 (内部设定产品) :  在1.0 V ~ 6.0 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  2.5 V ~ 10.0 V 
 输出电压精度 :  2.3% (Tj = 40°C ~ 125°C) 
 输入输出电压差 :  0.09 V (典型值) (2.6 V输出产品、IOUT = 200 mA时) 
 消耗电流 :  工作时 :  120 A (典型值), 150 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 150°C)  
  休眠时 :  0.1 A (典型值), 10.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 125°C)  
 输出电流 :  可输出500 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V时) 
 纹波抑制率 :  60 dB (典型值) (f = 1.0 kHz时) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 :  检测温度 170°C (典型值) 
 内置软启动电路 :  可以调整在接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后的输出电压的上升时间 
  可变型 : E / F / G / H型、tSS = 6.0 ms (典型值) (CSS = 10 nF) 
   可以通过电容器 (CSS) 改变软启动时间 
  固定型 : A / B / C / D型、固定为tSS = 1.0 ms (典型值) 
 内置ON / OFF控制电路 :  能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 :  在休眠时释放出输出电容器的电荷 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

 
输出电压内部设定产品 
(E / F / G / H型) 

 HSOP-8A 输出电压外部设定产品

(E / F / G / H型) 
输出电压内部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT  1 VOUT VOUT VOUT 
2 ON / OFF  2 VADJ VOUT NC 
3 VSS  3 VSS VSS VSS 
4 SSC  4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 VIN  5 SSC ON / OFF SSC 
   6 NC NC NC 
   7 NC NC NC 
   8 VIN VIN VIN 

 
HSOP-6 

 

 输出电压外部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VSS VSS VSS 
3 VADJ ON / OFF ON / OFF 
4 ON / OFF NC SSC 
5 VSS VSS VSS 
6 VIN VIN VIN 
    

     
SOT-89-5 

 

 输出电压内部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
 

1 ON / OFF ON / OFF  
2 VSS VSS  
3 NC SSC  
4 VIN VIN  
5 VOUT VOUT  
    

     
HSNT-8(2030) 

 

 输出电压外部设定产品 
(E / F / G / H型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VADJ VOUT VOUT 
3 VSS VSS VSS 
4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 SSC ON / OFF SSC 
6 NC NC NC 
7 NC NC NC 
8 VIN VIN VIN 
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 S-19244xxxA系列
工作温度125C、带软启动功能、10V输入、 
1000mA的电压稳压器  

 
  特    点 
 
 输出电压 (外部设定产品) :  在1.0 V ~ 9.0 V的范围内，可通过外部电阻设定 
  (仅限HSOP-8A, HSOP-6, HSNT-8(2030)) 
 输出电压 (内部设定产品) :  在1.0 V ~ 6.0 V的范围内，可以0.05 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  2.5 V ~ 10.0 V 
 输出电压精度 :  2.3% (Tj = 40°C ~ 125°C) 
 输入输出电压差 :  0.38 V (典型值) (2.6 V输出产品、IOUT = 1000 mA时) 
 消耗电流 :  工作时 :  120 A (典型值), 150 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 150°C)  
  休眠时 :  0.1 A (典型值), 10.5 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 125°C)  
 输出电流 :  可输出1000 mA (VIN≥VOUT(S)  1.0 V时) 
 纹波抑制率 :  60 dB (典型值) (f = 1.0 kHz时) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 :  检测温度 170°C (典型值) 
 内置软启动电路 :  可以调整在接通电源后或将ON / OFF端子设定为ON后的输出电压的上升时间 
  可变型 : E / F / G / H型、tSS = 6.0 ms (典型值) (CSS = 10 nF) 
   可以通过电容器 (CSS) 改变软启动时间 
  固定型 : A / B / C / D型、固定为tSS = 1.0 ms (典型值) 
 内置ON / OFF控制电路 :  能够延长电池的使用寿命 
 内置放电分路电路 :  在休眠时释放出输出电容器的电荷 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-5S(A) 

 

 
输出电压内部设定产品 
(E / F / G / H型) 

 HSOP-8A 输出电压外部设定产品

(E / F / G / H型) 
输出电压内部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT  1 VOUT VOUT VOUT 
2 ON / OFF  2 VADJ VOUT NC 
3 VSS  3 VSS VSS VSS 
4 SSC  4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 VIN  5 SSC ON / OFF SSC 
   6 NC NC NC 
   7 NC NC NC 
   8 VIN VIN VIN 

 
HSOP-6 

 

 
输出电压外部设定产品 
(A / B / C / D型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VSS VSS VSS 
3 VADJ ON / OFF ON / OFF 
4 ON / OFF NC SSC 
5 VSS VSS VSS 
6 VIN VIN VIN 
    

     
HSNT-8(2030) 

 

 
输出电压外部设定产品 
(E / F / G / H型) 

输出电压内部设定产品

(A / B / C / D型) 
输出电压内部设定产品

(E / F / G / H型) 
1 VOUT VOUT VOUT 
2 VADJ VOUT VOUT 
3 VSS VSS VSS 
4 ON / OFF NC ON / OFF 
5 SSC ON / OFF SSC 
6 NC NC NC 
7 NC NC NC 
8 VIN VIN VIN 
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 S-19311系列
工作温度125C、带复位功能、36V输入、 
200mA的电压稳压器 

 
 

 
  特    点 
 
稳压器部分 
 输出电压 :  在3.0 V ~ 5.3 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  4.0 V ~ 36.0 V 
 输出电压精度 :  2.0% (Tj = 40°C ~ 150°C) 
 输入输出电压差 :  120 mV (典型值) (5.0 V输出产品、IOUT = 100 mA) 
 输出电流 :  可输出200 mA (VIN = VOUT(S)  1.0 V) 
 输入、输出电容器 :  能够使用大于或等于2.2 F的陶瓷电容器 
 纹波抑制率 :  70 dB (典型值) (f = 100 Hz) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 :  检测温度 170°C (典型值) 
 
检测器部分 
 检测电压 :  在2.6 V ~ 5.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 检测电压精度 :  100 mV (Tj = 40°C ~ 150°C) 
 滞后幅度 :  0.12 V (最小值) 
 解除延迟时间 :  18 ms (典型值) (CDLY = 47 nF) 
 输出方式 :  N沟道开路漏极输出 (内置上拉电阻) 
 
整体 
 消耗电流 :  工作时 : 60 A (典型值)、95 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 150°C) 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 125°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

HSOP-8A 

 

   TO-252-5S(A)   
1 VOUT  1 VIN 
2 NC  2 VOUT 
3 VSS  3 VSS 
4 DLY  4 DLY 
5 RO  5 RO 
6 NC   
7 NC   
8 VIN   
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 S-19312系列
工作温度125C、带复位功能、36V输入、 
400mA的电压稳压器 

 
 

 
  特    点 
 
稳压器部分 
 输出电压 :  在3.0 V ~ 5.3 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 :  4.0 V ~ 36.0 V 
 输出电压精度 :  2.0% (Tj = 40°C ~ 150°C) 
 输入输出电压差 :  120 mV (典型值) (5.0 V输出产品、IOUT = 100 mA) 
 输出电流 :  可输出400 mA (VIN = VOUT(S)  1.0 V) 
 输入、输出电容器 :  能够使用大于或等于2.2 F的陶瓷电容器 
 纹波抑制率 :  70 dB (典型值) (f = 100 Hz) 
 内置过载电流保护电路 :  限制输出晶体管的过载电流 
 内置热敏关闭电路 :  检测温度 170°C (典型值) 
 
检测器部分 
 检测电压 :  在2.6 V ~ 5.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 检测电压精度 :  100 mV (Tj = 40°C ~ 150°C) 
 滞后幅度 :  0.12 V (最小值) 
 解除延迟时间 :  18 ms (典型值) (CDLY = 47 nF) 
 输出方式 :  N沟道开路漏极输出 (内置上拉电阻) 
 
整体 
 消耗电流 :  工作时 : 60 A (典型值)、95 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 150°C) 
 工作温度范围 :  Ta = 40°C ~ 125°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

HSOP-8A 

 

   TO-252-5S(A)   
1 VOUT  1 VOUT 
2 NC  2 DLY 
3 VSS  3 VSS 
4 DLY  4 RO 
5 RO  5 VIN 
6 NC    
7 NC    
8 VIN    
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S-19100xxxH系列
工作温度105C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
10V的电压检测器 

 
 

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.2 V ~ 4.6 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 2.5% (2.4 V≤VDET≤4.6 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
  (2.0%  12 mV) (1.2 V≤VDET＜2.4 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 270 nA (典型值) (1.2 V≤VDET＜2.3 V) 
 工作电压范围 : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS输出产品) 
 滞后幅度 : 5% 2% (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 延迟时间精度 : 15% (CD = 4.7 nF, Ta = 25°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

   SC-82AB 

 

  SNT-4A*1 

 

  
1 OUT  1 VSS 1 VSS 
2 VDD  2 VDD 2 OUT 
3 VSS  3 CD 3 CD 
4 NC  4 OUT 4 VDD 
5 CD      
       

 
*1. 可用于车载配件、车载导航仪、车载音响等。 
 
 

S-19101xxxH系列
工作温度105C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
10V的电压检测器 

 
 

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.2 V ~ 4.6 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 2.5% (2.4 V≤VDET≤4.6 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
  (2.0%  12 mV) (1.2 V≤VDET＜2.4 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 270 nA (典型值) (1.2 V≤VDET＜2.3 V) 
 工作电压范围 : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS输出产品) 
 延迟时间精度 : 15% (CD = 4.7 nF, Ta = 25°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

   SC-82AB 

 

  
1 OUT  1 VSS 
2 VDD  2 VDD 
3 VSS  3 CD 
4 NC  4 OUT 
5 CD    
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S-19100xxxA系列
工作温度125C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
10V的电压检测器 

 
 

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.2 V ~ 4.6 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.0% (2.4 V≤VDET≤4.6 V, Ta = 40°C ~ 125°C) 
  (2.5%  12 mV) (1.2 V≤VDET＜2.4 V, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 消耗电流 : 270 nA (典型值) (1.2 V≤VDET＜2.3 V) 
 工作电压范围 : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS输出产品) 
 滞后幅度 : 5% 2% (Ta = 40°C ~ 125°C) 
 延迟时间精度 : 15% (CD = 4.7 nF, Ta = 25°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

   SC-82AB 

 

  
1 OUT  1 VSS 
2 VDD  2 VDD 
3 VSS  3 CD 
4 NC  4 OUT 
5 CD    
     

 
 

S-19101xxxA系列
工作温度125C、带延迟功能 (外部设定延迟时间)、 
10V的电压检测器 

 
 

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.2 V ~ 4.6 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.0% (2.4 V≤VDET≤4.6 V, Ta = 40°C ~ 125°C) 
  (2.5%  12 mV) (1.2 V≤VDET＜2.4 V, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 消耗电流 : 270 nA (典型值) (1.2 V≤VDET＜2.3 V) 
 工作电压范围 : 0.6 V ~ 10.0 V (CMOS输出产品) 
 延迟时间精度 : 15% (CD = 4.7 nF, Ta = 25°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

   SC-82AB 

 

  
1 OUT  1 VSS 
2 VDD  2 VDD 
3 VSS  3 CD 
4 NC  4 OUT 
5 CD    
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34
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S-19102/19108系列
工作温度105C、SENSE输入型、 
10V的电压检测器 

   

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.0 V ~ 5.0 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.5% (2.2 V≤VDET(S)≤5.0 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
  (2.5%  22 mV) (1.0 V≤VDET(S)＜2.2 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 500 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 0.95 V ~ 10.0 V 
 滞后幅度 : 5%  2% (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

 S-19102系列 S-19108系列 
1 OUT OUT 
2 VDD VSS 
3 VSS VDD 
4 NC SENSE 
5 SENSE NC 
   

 
 

S-19103/19109系列
工作温度105C、SENSE输入型、 
10V的电压检测器 

   

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.0 V ~ 5.0 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.5% (2.2 V≤VDET(S)≤5.0 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
  (2.5%  22 mV) (1.0 V≤VDET(S)＜2.2 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 500 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 0.95 V ~ 10.0 V 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

 S-19103系列 S-19109系列 
1 OUT OUT 
2 VDD VSS 
3 VSS VDD 
4 NC SENSE 
5 SENSE NC 
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S-19104/19106系列
工作温度105C、SENSE输入型、 
带延迟功能 (外部设定延迟时间)、10V的电压检测器 

  

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.0 V ~ 5.0 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.5% (2.2 V≤VDET(S)≤5.0 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
  (2.5%  22 mV) (1.0 V≤VDET(S)＜2.2 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 500 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 0.95 V ~ 10.0 V 
 滞后幅度 : 5%  2% (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 解除延迟时间精度 : 34% (CD = 4.7 nF, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

 S-19104系列 S-19106系列 
1 OUT OUT 
2 VDD VSS 
3 VSS VDD 
4 CD SENSE 
5 SENSE CD 
   

 
 

S-19105/19107系列
工作温度105C、SENSE输入型、 
带延迟功能 (外部设定延迟时间)、10V的电压检测器 

  

 
  特    点 
 
 检测电压 : 1.0 V ~ 5.0 V (以0.1 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.5% (2.2 V≤VDET(S)≤5.0 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
  (2.5%  22 mV) (1.0 V≤VDET(S)＜2.2 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 500 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 0.95 V ~ 10.0 V 
 解除延迟时间精度 : 34% (CD = 4.7 nF, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 (动态 "L") 
  CMOS输出 (动态 "L") 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-5 

 

 S-19105系列 S-19107系列 
1 OUT OUT 
2 VDD VSS 
3 VSS VDD 
4 CD SENSE 
5 SENSE CD 
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S-19110AxxH ~ S-19110HxxH系列
工作温度105C、SENSE输入型、 
带延迟功能 (外部设定延迟时间)、36V的电压检测器  

 
  特    点 
 
 检测电压 : 5.0 V ~ 10.0 V (以0.05 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 1.5% (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 检测延迟时间精度 : 20% (CN = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 解除电压 : 5.25 V ~ 13.0 V (以0.05 V为进阶单位) 
 解除电压精度 : 1.5% (Ta = 40°C ~ 105°C, 5.0%≤VHYS≤20.0%) 
  2.0% (Ta = 40°C ~ 105°C, 20.0%＜VHYS≤30.0%) 
 解除延迟时间精度 : 20% (CP = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 600 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 1.8 V ~ 36.0 V 
 滞后幅度 : 可选择 "有" / "无" 
  5.0% ~ 30.0% (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-6 

 

 A / B / C / D型 (VDD检测产品) E / F / G / H型 (SENSE检测产品)
1 VDD VDD 
2 NC SENSE 
3 OUT OUT 
4 CP CP 
5 VSS VSS 
6 CN CN 

 
 

 S-19110JxxH ~ S-19110RxxH系列
工作温度105C、SENSE输入型、 
带延迟功能 (外部设定延迟时间)、36V的电压检测器  

 
  特    点 
 
 检测电压 : J / K / L / M型 (VDD检测产品) : 3.6 V ~ 4.95 V (以0.05 V为进阶单位) 
  N / P / Q / R型 (SENSE检测产品) : 3.0 V ~ 4.95 V (以0.05 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.0% (VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
  2.5% (VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 检测延迟时间精度 : 20% (CN = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 解除电压 : J / K / L / M型 (VDD检测产品) : 3.8 V ~ 6.4 V (以0.05 V为进阶单位) 
  N / P / Q / R型 (SENSE检测产品) : 3.15 V ~ 6.4 V (以0.05 V为进阶单位) 
 解除电压精度 : 3.0% (VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = 40°C ~ 105°C, 5.0%≤VHYS≤20.0%) 
  3.5% (VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = 40°C ~ 105°C, 20.0%＜VHYS≤30.0%) 
  2.5% (VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = 40°C ~ 105°C, 5.0%≤VHYS≤20.0%) 
  3.0% (VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = 40°C ~ 105°C, 20.0%＜VHYS≤30.0%) 
 解除延迟时间精度 : 20% (CP = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 105°C) 
 消耗电流 : 600 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 1.8 V ~ 36.0 V 
 滞后幅度 : 可选择 "有" / "无" 
  5.0% ~ 30.0% (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-6 

 

 J / K / L / M型 (VDD检测产品) N / P / Q / R型 (SENSE检测产品)
1 VDD VDD 
2 NC SENSE 
3 OUT OUT 
4 CP CP 
5 VSS VSS 
6 CN CN 
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S-19110AxxA ~ S-19110HxxA系列
工作温度125C、SENSE输入型、 
带延迟功能 (外部设定延迟时间)、36V的电压检测器  

 
  特    点 
 
 检测电压 : 5.0 V ~ 10.0 V (以0.05 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 2.0% (Ta = 40°C ~ 125°C) 
 检测延迟时间精度 : 20% (CN = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 解除电压 : 5.25 V ~ 13.0 V (以0.05 V为进阶单位) 
 解除电压精度 : 2.0% (Ta = 40°C ~ 125°C, 5.0%≤VHYS≤20.0%) 
  2.5% (Ta = 40°C ~ 125°C, 20.0%＜VHYS≤30.0%) 
 解除延迟时间精度 : 20% (CP = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 消耗电流 : 600 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 1.8 V ~ 36.0 V 
 滞后幅度 : 可选择 "有" / "无" 
  5.0% ~ 30.0% (Ta = 40°C ~ 125°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-6 

 

 A / B / C / D型 (VDD检测产品) E / F / G / H型 (SENSE检测产品)
1 VDD VDD 
2 NC SENSE 
3 OUT OUT 
4 CP CP 
5 VSS VSS 
6 CN CN 

 
 

 S-19110JxxA ~ S-19110RxxA系列
工作温度125C、SENSE输入型、 
带延迟功能 (外部设定延迟时间)、36V的电压检测器  

 
  特    点 
 
 检测电压 : J / K / L / M型 (VDD检测产品) : 3.6 V ~ 4.95 V (以0.05 V为进阶单位) 
  N / P / Q / R型 (SENSE检测产品) : 3.0 V ~ 4.95 V (以0.05 V为进阶单位) 
 检测电压精度 : 3.0% (VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = 40°C ~ 125°C) 
  2.5% (VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 检测延迟时间精度 : 20% (CN = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 解除电压 : J / K / L / M型 (VDD检测产品) : 3.8 V ~ 6.4 V (以0.05 V为进阶单位) 
  N / P / Q / R型 (SENSE检测产品) : 3.15 V ~ 6.4 V (以0.05 V为进阶单位) 
 解除电压精度 : 3.0% (VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = 40°C ~ 125°C, 5.0%≤VHYS≤20.0%) 
  3.5% (VDET(S) = 3.0 V ~ 4.15 V, Ta = 40°C ~ 125°C, 20.0%＜VHYS≤30.0%) 
  2.5% (VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = 40°C ~ 125°C, 5.0%≤VHYS≤20.0%) 
  3.0% (VDET(S) = 4.2 V ~ 4.95 V, Ta = 40°C ~ 125°C, 20.0%＜VHYS≤30.0%) 
 解除延迟时间精度 : 20% (CP = 3.3 nF, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 消耗电流 : 600 nA (典型值) 
 工作电压范围 : 1.8 V ~ 36.0 V 
 滞后幅度 : 可选择 "有" / "无" 
  5.0% ~ 30.0% (Ta = 40°C ~ 125°C) 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 可耐受45 V抛负载 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-6 

 

 J / K / L / M型 (VDD检测产品) N / P / Q / R型 (SENSE检测产品)
1 VDD VDD 
2 NC SENSE 
3 OUT OUT 
4 CP CP 
5 VSS VSS 
6 CN CN 
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S-19500/19501系列
工作温度125C、带复位功能、内置看门狗定时器电路、 
36V输入、200mA的电压稳压器 

 
 

 
  特    点 
 
稳压器部分 

  输出电压 : 在3.0 V ~ 5.3 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
  输入电压 : 4.0 V ~ 36.0 V 
  输出电压精度 : 2.0% (Tj = 40°C ~ 150°C) 
  输入输出电压差 : 120 mV (典型值) (5.0 V输出产品、IOUT = 100 mA) 
  输出电流 : 可输出200 mA (VIN = VOUT(S)  1.0 V) 
  输入、输出电容器 : 能够使用大于或等于2.2 F的陶瓷电容器 
  纹波抑制率 : 70 dB (典型值) (f = 100 Hz) 
  内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
  内置热敏关闭电路 : 检测温度170°C (典型值) 
 
检测器部分 

  检测电压 : 在2.6 V ~ 5.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
  检测电压精度 : 100 mV (Tj = 40°C ~ 150°C) 
  滞后幅度 : 0.12 V (最小值) 
  解除延迟时间 : 18 ms (典型值) (CDLY = 47 nF) 
  输出方式 : N沟道开路漏极输出 (内置上拉电阻) 
 
看门狗定时器部分 

  自律看门狗工作功能 : 通过负载电流的检测，看门狗定时器工作 
  可调整看门狗工作电流 : 1.5 mA (典型值) (WADJ端子为开路状态) 
  可选择产品类型 : S-19500系列 (有看门狗启用功能产品) 
   S-19501系列 (无看门狗启用功能产品) 
  可调整看门狗触发时间 : 43 ms (典型值) (CDLY = 47 nF) 
  输出方式 : N沟道开路漏极输出 (内置上拉电阻) 
 
整体 

  消耗电流 : 60 A (典型值) (IOUT = 0 mA、看门狗定时器停止时) 
   75 A (典型值) (IOUT≤5 mA、看门狗定时器工作时) 
  工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
  可耐受45 V抛负载 
  符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

HSOP-8A 

 

 S-19500系列 S-19501系列 
1 VOUT VOUT 
2 WADJ WADJ 
3 VSS VSS 
4 DLY DLY 
5 WO / RO RO 
6 WEN WO 
7 WI WI 
8 VIN VIN 
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S-19502/19503系列
工作温度125C、带复位功能、内置看门狗定时器电路、 
36V输入、400mA的电压稳压器 

 
 

 
  特    点 
 
稳压器部分 

  输出电压 : 在3.0 V ~ 5.3 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
  输入电压 : 4.0 V ~ 36.0 V 
  输出电压精度 : 2.0% (Tj = 40°C ~ 150°C) 
  输入输出电压差 : 120 mV (典型值) (5.0 V输出产品、IOUT = 100 mA) 
  输出电流 : 可输出400 mA (VIN = VOUT(S)  1.0 V) 
  输入、输出电容器 : 能够使用大于或等于2.2 F的陶瓷电容器 
  纹波抑制率 : 70 dB (典型值) (f = 100 Hz) 
  内置过载电流保护电路 : 限制输出晶体管的过载电流 
  内置热敏关闭电路 : 检测温度170°C (典型值) 
 
检测器部分 

  检测电压 : 在2.6 V ~ 5.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
  检测电压精度 : 100 mV (Tj = 40°C ~ 150°C) 
  滞后幅度 : 0.12 V (最小值) 
  解除延迟时间 : 18 ms (典型值) (CDLY = 47 nF) 
  输出方式 : N沟道开路漏极输出 (内置上拉电阻) 
 
看门狗定时器部分 

  自律看门狗工作功能 : 通过负载电流的检测，看门狗定时器工作 
  可调整看门狗工作电流 : 1.5 mA (典型值) (WADJ端子为开路状态) 
  可选择产品类型 : S-19502系列 (有看门狗启用功能产品) 
   S-19503系列 (无看门狗启用功能产品) 
  可调整看门狗触发时间 : 43 ms (典型值) (CDLY = 47 nF) 
  输出方式 : N沟道开路漏极输出 (内置上拉电阻) 
 
整体 

  消耗电流 : 60 A (典型值) (IOUT = 0 mA、看门狗定时器停止时) 
   75 A (典型值) (IOUT≤5 mA、看门狗定时器工作时) 
  工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
  可耐受45 V抛负载 
  符合AEC-Q100标准*1: HSOP-8A封装产品 
 
*1. TO-252-9S封装产品的AEC-Q100标准在应对中。 
 
  引脚排列图 
 

TO-252-9S 

 

 S-19502系列 S-19503系列  HSOP-8A S-19502系列 S-19503系列 
1 VOUT VOUT 1 VOUT VOUT 
2 WADJ WADJ 2 WADJ WADJ 
3 DLY DLY 3 VSS VSS 
4 NC NC 4 DLY DLY 
5 VSS VSS 5 WO / RO RO 
6 WO / RO RO 6 WEN WO 
7 WEN WO 7 WI WI 
8 WI WI 8 VIN VIN 
9 VIN VIN   
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 S-19400/19401系列
工作温度125C、带复位功能、 
3.8A消耗电流的看门狗定时器 

 
 

 
  特    点 
 
 检测电压 : 在2.0 V ~ 5.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 检测电压精度 : 2.0% 
 输入电压 : VDD = 0.9 V ~ 6.0 V 
 滞后幅度 : 5% (典型值) 
 消耗电流 : 3.8 A (典型值) 
 复位超时时间 : 14.5 ms (典型值) (CPOR = 2200 pF) 
 可切换看门狗工作 : 启用、禁用 
 看门狗工作电压范围 : 2.5 V ~ 6.0 V 
 看门狗模式切换功能 : 超时模式、窗口模式 
 可选择看门狗输入边缘 : 上升边缘、下降边缘、上升下降双边缘 
 可选择产品类型 : S-19400系列 (有W

___

 / T端子产品 (输出 : WDO
_______

端子)) 
  S-19401系列 (无W

___

 / T端子产品 (输出 : RST
______

端子、WDO
_______

端子)) 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
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_______

 
7 WDI WDI 7 WDI WDI 
8 VDD VDD 8 VDD VDD 

 
 

 S-19700系列
工作温度125C、带电流监视、可变电流限制功能、 
36V输入、400mA的电压稳压器 

 
 

 
  特    点 
 
 输出电压 (外部设定产品) : 在3.3 V ~ 20.0 V的范围内，可通过外部电阻设定 
 输出电压 (内部设定产品) : 在3.3 V ~ 15.0 V的范围内，可以0.1 V为进阶单位来选择 
 输入电压 : 4.5 V ~ 36.0 V 
 输出电压精度 : 2.3% (1.0 mA≤IOUT≤30 mA, Tj = 40°C ~ 150°C) 
 输入输出电压差 : 240 mV (典型值) (3.3 V输出产品，IOUT = 300 mA) 
 消耗电流 : 工作时 : 80 A (典型值), 170 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 150°C) 
  休眠时 : 1.0 A (典型值), 5.0 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 90°C) 
 输出电流 : 可输出400 mA (VIN≥VOUT(S)  2.0 V) 
 输出电容器 : 能够使用大于或等于4.7 F的陶瓷电容器 
 内置热敏关闭电路 : 检测温度170°C (典型值) 
 内置过电压检测电路 : 检测高电压侧的输出短路 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
 可选择定电流下拉 
 电流监视功能 : 可通过监视CSO端子电压来监视负载电流 
 电流限制功能 : 可通过外部电阻来改变电流限制值 
 反向电流防止功能 : IREV = 45 A (最大值) 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

HSOP-8A 

 

 输出电压外部设定产品 输出电压内部设定产品 
1 VIN VIN 
2 SENSE SENSE 
3 VDD VDD 
4 CSO CSO 
5 ON / OFF ON / OFF 
6 VSS VSS 
7 VADJ INT

_____

 
8 VOUT VOUT 
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 S-19680系列
工作温度105C、 
带电流监视功能的高侧开关 

 
 

 
  特    点 
 
 电源电压 : VDD = 2.7 V ~ 10.0 V 
 工作时消耗电流 : ISS1 = 12 A (典型值), ISS1 = 24 A (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 通态电阻 : RON = 1.1  (典型值), RON = 3.7  (最大值) (Tj = 40°C ~ 105°C) 
 限制电流 : 可在40 mA ~ 100 mA的范围内，以10 mA为进阶单位来选择 
 负载短路检测电流 : 可在ILIM  0.3 ~ ILIM  1.0的范围内 (ISHORT≥30 mA)，以0.1为进阶单位来选择 
 负载开路检测电流 : 可在2.5 mA ~ 30 mA的范围内，以2.5 mA为进阶单位来选择 
 内置热敏关闭电路 : 检测温度165°C (典型值) 
  可选择滞后类型或闩锁类型 
 内置ON / OFF控制电路 : 能够延长电池的使用寿命 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

  
1 VIN 
2 SENSE 
3 VDD 
4 ON / OFF 
5 OL

____

 
6 SC

____

 
7 VSS 
8 OUT 

 
 

S-8412A系列
内置校准功能 
工作温度105C  VCOM缓冲放大器 

   

 
  特    点 
 
 可分256级别对VCOM电压电位进行调整 
 对应所有的TFT液晶的源极电压 电源电压范围 (VDDH) : 6 V ~ 13.5 V 
  VCOM电压设定范围 : VDDH的20% ~ 70% 
 采用2线 (I2C-bus) 的CPU接口 
 对应低电压工作 接口用电源 : 2.1 V ~ 3.8 V 
 内置MTP上可存储VCOM最佳电平 重写次数 : 48次 
 缓冲器特性 源极电流 (ISOURCE) : 35 mA 
  吸收电流 (ISINK) : 45 mA 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105° 
 
  引脚排列图 
 

16-Pin TSSOP 

 

 A型 B型 
1 VSS VSS 
2 NC NC 
3 VCOM VCOM 
4 NC NC 
5 VDDH VDDH 
6 NC NC 
7 CVPP NC 
8 VGH VPP 
9 VCCL VCCL 

10 NC NC 
11 CVLO CVLO 
12 WP NC 
13 NC NC 
14 SDA SDA 
15 NC NC 
16 SCL SCL 
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S-8235A系列
工作温度85C 
3节 ~ 5节电池串联用电池保护IC (二级保护用)  

 
 

 
  特    点 
 
 针对各节电池的高精度电压检测电路 
  过充电检测电压n (n = 1 ~ 5) 
   3.60 V ~ 4.50 V (50 mV进阶) 
   精度20 mV (Ta = 25C) 
   精度30 mV (Ta = 5C ~ 55C) 
  过充电滞后电压n (n = 1 ~ 5) 
   0.0 mV ~ 550 mV (50 mV进阶) 
   300 mV ~ 550 mV 精度20% 
   100 mV ~ 250 mV 精度50 mV 
   0.0 mV ~ 50 mV 精度25 mV 
 可进行自测试来确认过充电检测工作 
 可进行级联连接 
 仅通过内置电路即可获得检测时的延迟时间 (不需要外接电容) 
 高耐圧 : 绝对最大额定值26 V 
 工作电压范围广 : 6 V ~ 24 V 
 工作温度范围广 : Ta = 40C ~ 85C 
 消耗电流低 
 各节电池VCUn  1.0 V时 : 10 A (最大值) (Ta = 25C) 
 各节电池2.3 V时 : 8 A (最大值) (Ta = 25C) 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

16-Pin TSSOP  
1 VDD 
2 VC1 
3 VC2 
4 VC3 
5 VC4 
6 VC5 
7 VSS 
8 NPI 
9 CO 

10 CAO 
11 CLKI 
12 RSTI 
13 RSTO 
14 CLKO 
15 CAI 
16 CTL 

 
 
 
 

 
 

 S-19190系列
工作温度105C 
带电量均衡功能的电压监视用IC 

 
 

 
  特    点 
 
 高精度电压检测电路 
  电量平衡检测电压 : 2.0 V ~ 4.6 V (5 mV进阶) 精度12 mV (2.0 V≤VBU＜2.4 V) 
    精度0.5% (2.4 V≤VBU≤4.6 V) 
  电量平衡解除电压 : 2.0 V ~ 4.6 V*1 精度24 mV (2.0 V≤VBL＜2.4 V) 
    精度1.0% (2.4 V≤VBL≤4.6 V) 
  过充电检测电压 : 2.0 V ~ 4.6 V (5 mV进阶) 精度12 mV (2.0 V≤VCU＜2.4 V) 
    精度0.5% (2.4 V≤VCU≤4.6 V) 
  过充电解除电压 : 2.0 V ~ 4.6 V*2 精度24 mV (2.0 V≤VCL＜2.4 V) 
    精度1.0% (2.4 V≤VCL≤4.6 V) 
 在CB端子  VSS端子间内置通态电阻5  (典型值) 的N沟道晶体管 
 消耗电流 : 2.0 A (最大值) (Ta = 25°C) 
 种检测延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容) 
 可选择CO端子输出方式、输出逻辑 : CMOS输出 动态 "H"、动态 "L" 
   N沟道开路漏极输出 动态 "H"、动态 "L" 
 可通过CE

____

端子切换为省电模式 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 
 
*1. 电量平衡解除电压 = 电量平衡检测电压  电量平衡滞后电压 
 (电量平衡滞后电压为0 V或在0.1 V ~ 0.7 V的范围内以50 mV为进阶单位来选择) 
*2. 过充电解除电压 = 过充电检测电压  过充电滞后电压 
 (过充电滞后电压为0 V或在0.1 V ~ 0.7 V的范围内以50 mV为进阶单位来选择) 
 
  引脚排列图 
 

SOT-23-6 

 

  
1 CO 
2 VSS 
3 DP 
4 CE

____

 
5 VDD 
6 CB 
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NEW S-19192系列
工作温度105°C、 
3节 ~ 6节电池串联用电池监视IC 

 
 

 
  特    点 
 
 针对各节电池的高精度电压检测电路 
  过充电检测电压n (n = 1 ~ 6) : 2.500 V ~ 4.500 V (25 mV进阶) 精度20 mV (Ta = 25C) 
    精度30 mV (Ta = 5C ~ 55C) 
  过充电解除电压n (n = 1 ~ 6) : 2.300 V ~ 4.500 V*1 精度50 mV 
  过放电检测电压n (n = 1 ~ 6) : 1.500 V ~ 3.000 V (100 mV进阶)*2, *3 精度80 mV 
  过放电解除电压n (n = 1 ~ 6) : 1.500 V ~ 3.300 V*4 精度100 mV 
 可以通过自测试来确认过充电检测工作和过放电检测工作 : 
   可选择自测试时延迟时间加速 "有" / "无" 
 各种延迟时间仅通过内置电路即可实现 (不需要外接电容) 
  可选择检测延迟时间 : 32 ms、64 ms、128 ms、256 ms 
  可选择解除延迟时间 : 2.0 ms、4.0 ms、8.0 ms、16.0 ms 
 通过SEL1端子和SEL2端子，可以切换3节 ~ 6节串联用电池 
 2种输出端子 : OUT1端子 : 过充电检测和过放电检测的结果 
   OUT2端子 : 自测试结果 
 可选择输出方式 : CMOS输出、N沟道开路漏极输出 
 可选择输出逻辑 : 动态 "H"、动态 "L" 
 高耐压 : 绝对最大额定值28 V 
 工作电压范围广 : 6 V ~ 28 V 
 工作温度范围广 : Ta = 40C ~ 105C 
 消耗电流低 
  工作时 : 18 A (最大值) (Ta = 25C) 
 AEC-Q100标准应对中*5 
 签于功能安全方面的要求 (Functional Safety Requirements)，为让客户评估硬件部件，可以提供以下资料 :*5, *6 
  "Hardware Safety Analysis Report" 
  "Hardware Integration and Testing Report" 
  "Qualification Kit" 
 
*1. 过充电解除电压 = 过充电检测电压  过充电滞后电压 
 (过充电滞后电压n (n = 1 ~ 6)为0 V ~ 400 mV的范围内以50 mV为进阶单位来选择) 
*2. 请将过充电检测电压与过放电检测电压之间的电压差设定为2.5 V以下。 
*3. 在用于监视3节串联的电池时，请将过放电检测电压n (n = 1 ~ 6) 设定为2.0 V以上。 
*4. 过放电解除电压 = 过放电检测电压  过放电滞后电压 
 (过放电滞后电压n (n = 1 ~ 6) 在0 V ~ 0.7 V的范围内以100 mV为进阶单位来选择) 
*5. 详情请与本公司营业部门联系。 
*6. 在提供资料的同时，需要签订保密协议。 
 
  引脚排列图 
 

HTSSOP-16 

 

  
1 VDD1 
2 VC1 
3 VC2 
4 VC3 
5 VC4 
6 VC5 
7 VC6 
8 VSS 
9 NC 

10 OUT2 
11 OUT1 
12 SEL2 
13 SEL1 
14 CLK 
15 RSTB 
16 VDD2 

 
产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。 

www.ablic.com   艾普凌科有限公司Web网站 
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E2PROM

通信形式
容量
（位）

产品名称 工作温度范围 工作电压范围 工作频率 写入时间
重写次数
（85℃）

保存年数
防止误工作功能 封装

页
LVDET＊1 CPM＊2 施密特输入 防止写入功能 8-Pin SOP 8-Pin TSSOP TMSOP-8 HSNT-8(2030)

3-wire

1K S-93C46C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

2K S-93C56C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

4K S-93C66C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

8K S-93C76C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

16K S-93C86C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

1K S-93A46B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

2K S-93A56B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

4K S-93A66B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

8K S-93A76B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

16K S-93A86B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

1K S-93S46A −40～150℃ 4.0～5.5V 1MHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● 138

2K S-93S56A −40～150℃ 4.0～5.5V 1MHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● 138

4K S-93S66A −40～150℃ 4.0～5.5V 1MHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● 138

2-wire
（I2C-bus）

1K S-24CS01A −40～105℃ 2.55～5.5V 350kHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● ● ● 142

2K S-24CS02A −40～105℃ 2.55～5.5V 350kHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● ● ● 142

4K S-24CS04A −40～105℃ 2.55～5.5V 350kHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● ● ● 142

8K S-24C08C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

16K S-24C16C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

32K S-24C32C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

64K S-24C64C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

128K S-24C128C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● 142

SPI-bus

1K S-25C010A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 141

2K S-25C020A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 141

4K S-25C040A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 141

8K S-25C080A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 141

16K S-25C160A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● ● 141

32K S-25C320A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● ● 141

64K S-25C640A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● ● 141

128K S-25C128A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 141

1K S-25A010A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

2K S-25A020A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

4K S-25A040A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

8K S-25A080A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● 139

16K S-25A160A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● 139

32K S-25A320A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● 139

64K S-25A640A −40～125℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● 139

8K S-25A080B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

16K S-25A160B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

32K S-25A320B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

64K S-25A640B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

128K S-25A128B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● 140

256K S-25A256B −40～125℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● 140

*1 LVDET：电源电压低时禁止写入功能　*2 CPM：指令误识别的防止写入功能　*3 HW保护：写入保护端子

产品一览
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E2PROM

通信形式
容量
（位）

产品名称 工作温度范围 工作电压范围 工作频率 写入时间
重写次数
（85℃）

保存年数
防止误工作功能 封装

页
LVDET＊1 CPM＊2 施密特输入 防止写入功能 8-Pin SOP 8-Pin TSSOP TMSOP-8 HSNT-8(2030)

3-wire

1K S-93C46C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

2K S-93C56C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

4K S-93C66C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

8K S-93C76C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

16K S-93C86C H −40～105℃ 1.6～5.5V＊3 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

1K S-93A46B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

2K S-93A56B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

4K S-93A66B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

8K S-93A76B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

16K S-93A86B −40～125℃ 2.5～5.5V 2MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 138

1K S-93S46A −40～150℃ 4.0～5.5V 1MHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● 138

2K S-93S56A −40～150℃ 4.0～5.5V 1MHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● 138

4K S-93S66A −40～150℃ 4.0～5.5V 1MHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● 138

2-wire
（I2C-bus）

1K S-24CS01A −40～105℃ 2.55～5.5V 350kHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● ● ● 142

2K S-24CS02A −40～105℃ 2.55～5.5V 350kHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● ● ● 142

4K S-24CS04A −40～105℃ 2.55～5.5V 350kHz 最大值 10ms 最大值 100万次 20年 ● ● ● ● ● ● 142

8K S-24C08C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

16K S-24C16C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

32K S-24C32C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

64K S-24C64C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 142

128K S-24C128C H −40～105℃ 2.5～5.5V 400kHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● 142

SPI-bus

1K S-25C010A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 141

2K S-25C020A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 141

4K S-25C040A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● ● 141

8K S-25C080A H −40～105℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 141

16K S-25C160A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● ● 141

32K S-25C320A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● ● 141

64K S-25C640A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● ● 141

128K S-25C128A H −40～105℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 30万次 25年 ● ● ● ● ● ● 141

1K S-25A010A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

2K S-25A020A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

4K S-25A040A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● ● 139

8K S-25A080A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● 139

16K S-25A160A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● ● 139

32K S-25A320A −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● 139

64K S-25A640A −40～125℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 4ms 最大值 100万次 50年 ● ● ● ● 139

8K S-25A080B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

16K S-25A160B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

32K S-25A320B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

64K S-25A640B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● ● 140

128K S-25A128B −40～125℃ 2.5～5.5V 6.5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● ● 140

256K S-25A256B −40～125℃ 2.5～5.5V 5MHz 最大值 5ms 最大值 70万次 50年 ● ● ● ● 140
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S-93S46A/56A/66A
工作温度150C 
3线串行E2PROM 

 
 

  
  特    点 
 
 容量 S-93S46A : 1 K位 (64字  16位) 
  S-93S56A : 2 K位 (128字  16位) 
  S-93S66A : 4 K位 (256字  16位) 
 工作电压范围 读出 : 4.0 V ~ 5.5 V 
  写入 : 4.0 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 1 MHz (最大值) 
 写入时间 : 10.0 ms (最大值) 
 顺序读出功能 
 CMOS施密特输入 (CS, SK) 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 指令识别错误时的防止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 85C) 
  80万次 (Ta = 105C) 
  50万次 (Ta = 125C) 
  20万次 (Ta = 150C) 
 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 
  50年 (Ta = 125C) 
  20年 (Ta = 150C) 
 晶圆老化测试 (标准规格) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 150C 
 符合AEC-Q100标准 

 
 引脚排列图 
 

8-Pin SOP (JEDEC) 

 

  
1 CS 
2 SK 
3 DI 
4 DO 
5 GND 
6 TEST 
7 NC 
8 VCC 

 

 
 

 S-93A46B/56B/66B/76B/86B
工作温度125C 
3线串行E2PROM 

 
 

  
  特    点 
 
 容量 S-93A46B : 1 K位 (64字  16位) 
  S-93A56B : 2 K位 (128字  16位) 
  S-93A66B : 4 K位 (256字  16位) 
  S-93A76B : 8 K位 (512字  16位) 
  S-93A86B : 16 K位 (1024字  16位) 
 工作电压范围 读出 : 2.5 V ~ 5.5 V 
  写入 : 2.5 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 2.0 MHz (最大值) 
 写入时间 : 4.0 ms (最大值) 
 顺序读出功能 
 CMOS施密特输入 (CS, SK, DI) 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 指令识别错误时的防止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 85C) 
  80万次 (Ta = 105C) 
  50万次 (Ta = 125C) 
 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 
  50年 (Ta = 125C) 
 晶圆老化测试 (标准规格) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 125C 
 AEC-Q100标准应对中 

 
 引脚排列图 
 
8-Pin SOP (JEDEC) 

 

  
1 CS 
2 SK 
3 DI 
4 DO 
5 GND 
6 TEST 
7 NC 
8 VCC 

8-Pin TSSOP 

 

  
  
  
  
  
  
  

TMSOP-8 

 

  
  
  
  
  
  
  

HSNT-8(2030) 
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 S-93C46C/56C/66C/76C/86C H系列
工作温度105C 
3线串行E2PROM 

  

  
  特    点 
 
 容量 S-93C46C : 1 K位 (64字  16位) 
  S-93C56C : 2 K位 (128字  16位) 
  S-93C66C : 4 K位 (256字  16位) 
  S-93C76C : 8 K位 (512字  16位) 
  S-93C86C : 16 K位 (1024字  16位) 
 工作电压范围 读出 : 1.6 V ~ 5.5 V 
  写入 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 2.0 MHz (最大值) 
 写入时间 : 4.0 ms (最大值) 
 顺序读出功能 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 指令识别错误时的防止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 85C) 
  80万次 (Ta = 105C) 
 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 
  50年 (Ta = 105C) 
 晶圆老化测试 (标准规格) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 105C 
 AEC-Q100标准应对中 
 

 
 引脚排列图 
 
8-Pin SOP (JEDEC) 

 

  
1 CS 
2 SK 
3 DI 
4 DO 
5 GND 
6 TEST 
7 NC 
8 VCC 

8-Pin TSSOP 

 

  
  
  
  
  
  
  

TMSOP-8 

 

  
  
  
  
  
  
  

HSNT-8(2030) 

 

  
  
  
  
  

 
 
 

S-25A010A/020A/040A/080A/160A/320A/640A
工作温度125C 
SPI串行E2PROM 

 
 

  
  特    点 
 
 容量 S-25A010A : 1 K位 (128字  8位) 
  S-25A020A : 2 K位 (256字  8位) 
  S-25A040A : 4 K位 (512字  8位) 
  S-25A080A : 8 K位 (1024字  8位) 
  S-25A160A : 16 K位 (2048字  8位) 
  S-25A320A : 32 K位 (4096字  8位) 
  S-25A640A : 64 K位 (8192字  8位) 
 工作电压范围 读出 : 2.5 V ~ 5.5 V  
  写入 : 2.5 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 6.5 MHz (最大值) (S-25A010A/020A/040A/080A/160A/320A) 
  5.0 MHz (最大值) (S-25A640A) 
 写入时间 : 4.0 ms (最大值) 
 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1) 
 页写入功能 
 顺序读出功能 
 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态 
 写入保护功能 : 软件、硬件 
 保护领域 : 0%, 25%, 50%, 100% 
 CMOS施密特输入 (CS

____

, SCK, SI, WP
_____

, HOLD
________

) 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 指令识别错误时的防止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 85C) 
  80万次 (Ta = 105C) 
  50万次 (Ta = 125C) 
 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 
  50年 (Ta = 125C) 
 晶圆老化测试 (标准规格) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 125C 
 符合AEC-Q100标准 

 
 引脚排列图 
 
8-Pin SOP (JEDEC) 

 

  
1 CS

____

 
2 SO 
3 WP

_____

 
4 GND 
5 SI 
6 SCK 
7 HOLD

________

 
8 VCC 

8-Pin TSSOP 

 

  
  
  
  
  
  
  

TMSOP-8 
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S-25A080B/160B/320B/640B/128B/256B
工作温度125C 
SPI串行E2PROM 

 
 

  
  特    点 
 
 容量 S-25A080B : 8 K位 (1024字  8位) 
  S-25A160B : 16 K位 (2048字  8位) 
  S-25A320B : 32 K位 (4096字  8位) 
  S-25A640B : 64 K位 (8192字  8位) 
  S-25A128B : 128 K位 (16384字  8位) 
  S-25A256B : 256 K位 (32768字  8位) 
 工作电压范围 读出 : 2.5 V ~ 5.5 V 
  写入 : 2.5 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 6.5 MHz (最大值) (S-25A080B/160B/320B/640B/128B) 
  5.0 MHz (最大值) (S-25A256B) 
 写入时间 : 5.0 ms (最大值) 
 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1) 
 页写入功能 
 顺序读出功能 
 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态 
 写入保护功能 : 软件、硬件 
 保护领域 : 0%, 25%, 50%, 100% 
 CMOS施密特输入 (CS

____

, SCK, SI, WP
_____

, HOLD
________

) 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 指令识别错误时的防止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 25C) 
  70万次 (Ta = 85C) 
  50万次 (Ta = 105C) 
  30万次 (Ta = 125C) 
 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 
  50年 (Ta = 125C) 
 晶圆老化测试 (标准规格) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 125C 
 符合AEC-Q100标准 
 

 
 引脚排列图 
 
8-Pin SOP (JEDEC) 

 

  
1 CS

____

 
2 SO 
3 WP

_____

 
4 GND 
5 SI 
6 SCK 
7 HOLD

________

 
8 VCC 

8-Pin TSSOP 

 

  
  
  
  
  
  
  

TMSOP-8 
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S-25C010A/020A/040A/080A/160A/320A/640A/128A H系列
工作温度105C 
SPI串行E2PROM 

  

  
  特    点 
 
 容量 S-25C010A : 1 K位 (128字  8位) 
  S-25C020A : 2 K位 (256字  8位) 
  S-25C040A : 4 K位 (512字  8位) 
  S-25C080A : 8 K位 (1024字  8位) 
  S-25C160A : 16 K位 (2048字  8位) 
  S-25C320A : 32 K位 (4096字  8位) 
  S-25C640A : 64 K位 (8192字  8位) 
  S-25C128A : 128 K位 (16384字  8位) 
 工作电压范围 读出 : 2.5 V ~ 5.5 V 
  写入 : 2.5 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 6.5 MHz (最大值) (S-25C010A/020A/040A/080A) 
  5.0 MHz (最大值) (S-25C160A/320A/640A/128A) 
 写入时间 : 4.0 ms (最大值) (S-25C010A/020A/040A/080A) 
  5.0 ms (最大值) (S-25C160A/320A/640A/128A) 
 支持SPI模式 (0, 0) & (1, 1) 
 页写入功能 
 顺序读出功能 
 可通过状态寄存器监视存储器的写入状态 
 写入保护功能 : 软件、硬件 
 保护领域 : 0%, 25%, 50%, 100% 
 CMOS施密特输入 (CS

____

, SCK, SI, WP
_____

, HOLD
________

) 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 指令识别错误时的防止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 85C) 

 
(S-25C010A/020A/040A/080A)

  80万次 (Ta = 105C) 

  100万次 (Ta = 25C) 

 

(S-25C160A/320A/640A/128A)  30万次 (Ta = 85C) 

  20万次 (Ta = 105C) 

 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 

 
(S-25C010A/020A/040A/080A)

  50年 (Ta = 105C) 

  100年 (Ta = 25C) 

 

(S-25C160A/320A/640A/128A)  30年 (Ta = 85C) 

  25年 (Ta = 105C) 
 晶圆老化测试 (标准规格) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 105C 
 符合AEC-Q100标准 
 

 
 引脚排列图 
 
8-Pin SOP (JEDEC) 

 

  
1 CS

____

 
2 SO 
3 WP

_____

 
4 GND 
5 SI 
6 SCK 
7 HOLD

________

 
8 VCC 

8-Pin TSSOP 

 

  
  
  
  
  
  
  

TMSOP-8 
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S-24CS01A/02A/04A H系列
工作温度105C 
2线串行E2PROM 

  

  
  特    点 
 
 容量 S-24CS01A : 1 K位 (128字  8位) 
  S-24CS02A : 2 K位 (256字  8位) 
  S-24CS04A : 4 K位 (512字  8位) 
 工作电压范围 读出 : 2.55 V ~ 5.5 V 
  写入 : 2.55 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 350 kHz (最大值) 
 写入时间 : 10.0 ms (最大值) 
 页写入功能 
 顺序读出功能 
 写入保护功能 : 
 保护领域 : 100% 
 CMOS施密特输入 (SCL, SDA) 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 85C) 
  50万次 (Ta = 105C) 
 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 
  20年 (Ta = 105C) 
 晶圆老化测试 (可选项) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 105C 
 有关符合AEC-Q100标准的详情，请务必向本公司营业部咨询。 

 
 引脚排列图 
 
8-Pin SOP (JEDEC) S-24CS01A/02A S-24CS04A 

1 A0 NC 
2 A1 A1 
3 A2 A2 
4 GND GND 
5 SDA SDA 
6 SCL SCL 
7 WP WP 
8 VCC VCC

8-Pin TSSOP  

  
  
  
  
  
  

TMSOP-8 

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 

S-24C08C/16C/32C/64C/128C H系列
工作温度105C 
2线串行E2PROM 

  

  
  特    点 
 
 容量 S-24C08C : 8 K位 (1024字  1位) 
  S-24C16C : 16 K位 (2048字  8位) 
  S-24C32C : 32 K位 (4096字  8位) 
  S-24C64C : 64 K位 (8192字  8位) 
  S-24C128C : 128 K位 (16384字  8位) 
 工作电压范围 读出 : 2.5 V ~ 5.5 V 
  写入 : 2.5 V ~ 5.5 V 
 工作频率 : 400 kHz (最大值) 
 写入时间 : 5.0 ms (最大值) 
 页写入功能 
 顺序读出功能 
 写入保护功能 : 
 保护领域 : 100% 
 CMOS施密特输入 (SCL, SDA) 
 电源电压低时的禁止写入功能 
 重写次数 : 100万次 (Ta = 25C) 
  30万次 (Ta = 85C) 
  20万次 (Ta = 105C) 
 数据保存期 : 100年 (Ta = 25C) 
  30年 (Ta = 85C) 
  25年 (Ta = 105C) 
 晶圆老化测试 (标准规格) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 105C 
 符合AEC-Q100标准 
 

 
 引脚排列图 
 
8-Pin SOP (JEDEC) S-24C08C/16C S-24C32C/64C/128C

1 NC A0 
2 NC A1 
3 A2 A2 
4 GND GND 
5 SDA SDA 
6 SCL SCL 
7 WP WP 
8 VCC VCC 

8-Pin TSSOP  
  
  
  
  
  
  

TMSOP-8 
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磁性传感器 IC

产品名称
电源
电压

工作
环境温度

结点
温度

斩波
频率

输出
延迟时间

磁性灵敏度

消耗
电流 输出方式 极性

检测
反向连接
保护电路

封装

页工作点
（BOP）

复位点
（BRP）

S
O

T-
23

-3

S
O

T-
23

-3
S

S-57P1 S 2.7～
26.0V 

−40～
＋150℃

−40～
＋170℃

500kHz
(典型值)

8.0µs
(典型值)

0.5±1.0mT −0.5±1.0mT

3.0mA 
(典型值)

N沟道开路
漏极输出

交变检测 有 ● 144
1.5±1.0mT −1.5±1.0mT

2.2±1.0mT −2.2±1.0mT

3.0±1.0mT −3.0±1.0mT

S-57K1 A 3.5～
26.0V

−40～
＋125℃

−40～
＋150℃

500kHz
(典型值)

8.0µs
(典型值)

3.0±1.5mT −3.0±1.5mT
3.0mA 

(典型值)

N沟道开路漏极输出、
N沟道驱动器＋
内置上拉电阻

交变检测 有 ● 144

6.0±3.0mT −6.0±3.0mT

S-57A1 A 3.5～
26.0V

−40～
＋125℃

−40～
＋150℃

250kHz
(典型值)

16.0µs
(典型值)

3.0±1.5mT 2.0 +1.3
–1.0 mT

3.0mA 
(典型值)

N沟道开路漏极输出、
N沟道驱动器＋
内置上拉电阻

S极检测、
N极检测 有 ● 144

6.0±3.0mT 4.5 +3.0
–2.0 mT

产品一览



磁性传感器IC 
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S-57A1 A系列
工作温度125C  高耐压  高速 
单极检测型  霍尔效应开关IC 

 
 

 
  特    点 
 
 极性检测 : 检测S极、检测N极 
 输出逻辑: 动态 "L"、动态 "H" 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出、 
  N沟道驱动器  内置上拉电阻 
 磁性灵敏度 : BOP = 3.0 mT (典型值)、BOP = 6.0 mT (典型值) 
 斩波频率 : fC = 250 kHz (典型值) 
 输出延迟时间 : tD = 16.0 s (典型值) 
 电源电压范围 : VDD = 3.5 V ~ 26.0 V 
 内置稳压器 
 内置反向连接保护电路 
 内置输出电流限制电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

SOT-23-3 

 

 
1 VSS 
2 VDD 
3 OUT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

S-57K1 A系列
工作温度125C  高耐压  高速 
交变检测型  霍尔效应IC 

 
 

 
  特    点 
 
 极性检测 : 交变检测 
 输出逻辑 : 检测S极时VOUT = "L" 
  检测S极时VOUT = "H" 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出、 
  N沟道驱动器  内置上拉电阻 
 磁性灵敏度 : BOP = 3.0 mT (典型值)、BOP = 6.0 mT (典型值) 
 斩波频率 : fC = 500 kHz (典型值) 
 输出延迟时间 : tD = 8.0 s (典型值) 
 电源电压范围 : VDD = 3.5 V ~ 26.0 V 
 内置稳压器 
 内置反向连接保护电路 
 内置输出电流限制电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

SOT-23-3 

 

 
1 VSS 
2 VDD 
3 OUT 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 S-57P1 S系列
工作温度150C  高耐压  高速 
交变检测型  霍尔效应IC 

 
 

 
  特    点 
 
 极性检测 : 交变检测 
 输出逻辑 : 检测S极时VOUT = "L" 
  检测S极时VOUT = "H" 
 输出方式 : N沟道开路漏极输出 
 磁性灵敏度 : BOP = 0.5 mT (典型值) 
  BOP = 1.5 mT (典型值) 
  BOP = 2.2 mT (典型值) 
  BOP = 3.0 mT (典型值) 
 斩波频率 : fC = 500 kHz (典型值) 
 输出延迟时间 : tD = 8.0 s (典型值) 
 电源电压范围 : VDD = 2.7 V ~ 26.0 V 
 内置稳压器 
 内置反向连接保护电路 
 内置输出电流限制电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 150°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

SOT-23-3S 

 

 
1 VSS 
2 VDD 
3 OUT 
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1
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运算放大器

产品名称 电路数
Rail-to-Rail
输入

工作电压
范围

消耗电流
（典型值）
（1个电路）

输入失调电压
（最大值）

（全温度范围）

增益带宽乘积 压摆率
工作温度
范围

封装

页

TM
S

O
P

-8

S-19610A 2 － 2.7～5.5V 1.0mA 6.0mV 3.0MHz 2.0V/µs −40～+125℃ ● 146

S-19611A 2 ○ 2.65～5.5V 200µA 100µV 320kHz 0.22V/µs −40～+105℃ ● 146

S-19630A 2 ○ 4.0～36.0V 250µA 50µV 1.2MHz 0.45V/µs −40～+125℃ ● 146

产品一览



运算放大器 

146  CMOS IC 2019 

 S-19610A
工作温度125C 
CMOS运算放大器 

 
 

 
  特    点 
 
 双运算放大器 (带有2个电路) 
 输入失调电压低 : VIO6.0 mV (最大值) 
  (Ta =40°C ~ 125°C) 
 工作电源电压范围 : VDD  2.70 V ~ 5.50 V 
 消耗电流低 (1个电路) : IDD  1.00 mA (典型值) 
 有内部相位补偿 : 不需外接器元件 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 125C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 OUT1 
2 IN1() 
3 IN1() 
4 VSS 
5 IN2() 
6 IN2() 
7 OUT2 
8 VDD 

 
 
 

 S-19611A
工作温度105C 
低输入失调电压  CMOS运算放大器 

 
 

 
  特    点 
 
 双运算放大器 (带有2个电路) 
 输入失调电压低 : VIO = 17 V (最大值)  
  (Ta = 25°C) 
  VIO = 100 V (最大值)  
  (Ta = 40°C ~ 105°C) 
 工作电源电压范围 : VDD = 2.65 V ~ 5.50 V 
 消耗电流 (1个电路) : IDD = 200 A (典型值) 
 有内部相位补偿 : 不需外接器元件 
 Rail-to-Rail的输入与输出 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 105°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 OUT1 
2 IN1() 
3 IN1() 
4 VSS 
5 IN2() 
6 IN2() 
7 OUT2 
8 VDD 

 

 
 

NEW S-19630A
工作温度125C、 
低输入失调电压的CMOS运算放大器 

 
 

 
  特    点 
 
 双运算放大器 (带有2个电路) 
 输入失调电压低 : VIO = 50 V (最大值)  
  (Ta = 40°C ~ 125°C) 

 输入失调电压温漂低 : 
VIO

Ta
 = 25 nV/°C (典型值)  

  (VDD = 30.0 V, Ta = 40°C ~ 125°C) 
 工作电源电压范围 : VDD = 4.0 V ~ 36.0 V 
 消耗电流低 (1个电路) : IDD = 250 A (典型值)  
 输入噪声电压低 : VNOISE_pp = 0.8 Vpp (典型值)  
  (f = 0.1 Hz ~ 10 Hz)  
 输入噪声电压密度低 : VNOISE = 25 nV/Hz (典型值)  
  (f = 1 kHz) 
 内置输出电流限制电路 : 限制输出端子短路时的过电流 
 有内部相位补偿 : 不需外接器元件 
 Rail-to-Rail的输入与输出 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 AEC-Q100标准应对中 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 OUT1 
2 IN1() 
3 IN1() 
4 VSS 
5 IN2() 
6 IN2() 
7 OUT2 
8 VDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
产品的规格有可能未经预告而有所更改。要确认有关新产品的信息，请访问艾普凌科有限公司Web网站。 

www.ablic.com   艾普凌科有限公司Web网站 
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实时时钟

产品名称
通信
方式

工作电压
范围

计时工作
电压

消耗电流
（VDD=3.0V,
Ta=25℃）

IC间
振荡频率
偏差

振荡频率
电压偏差

特点 工作温度范围

封装

页

8-
P

in
 S

O
P

8-
P

in
 T

S
S

O
P

S-35190A H 3线 1.3～
5.5V

1.1～
5.5V 0.25µA ±10ppm ±3ppm 时钟校正  用户自由

寄存器
−40～＋105℃ ● ● 148

S-35390A H 2线 1.3～
5.5V

1.1～
5.5V 0.25µA ±10ppm ±3ppm 时钟校正  用户自由

寄存器
−40～＋105℃ ● ● 148

产品一览



实时时钟 
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S-35190A H系列
工作温度105C 
3线  实时时钟 

  

 
  特    点 
 
 低消耗电流 : 0.25 A (典型值) (VDD = 3.0 V, Ta = 25C) 
 宽工作电压范围 : 1.3 V ~ 5.5 V 
 内置时钟校正功能 
 内置用户自由寄存器 
 3线 (微型线路) 方式的CPU接口 
 内置报警中断器 
 内置低电源电压检测及电源接通时的标记生成电路 
 内置到2099年为止的自动日历，闰年自动运算功能 
 内置稳压电路 
 内置32.768 kHz晶振电路 (内置Cd、外接Cg) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 105C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

8-Pin SOP 
(JEDEC) 

 

  8-Pin TSSOP   
1 INT

_____

 1 INT
_____

 
2 XOUT 2 XOUT 
3 XIN 3 XIN 
4 VSS 4 VSS 
5 CS 5 CS 
6 SCK

______

 6 SCK
______

 
7 SIO 7 SIO 
8 VDD 8 VDD 
   

 
 

S-35390A H系列
工作温度105C 
2线  实时时钟 

  

 
  特    点 
 
 低消耗电流 : 0.25 A (典型值) (VDD = 3.0 V, Ta = 25C) 
 宽工作电压范围 : 1.3 V ~ 5.5 V 
 内置时钟校正功能 
 内置用户自由寄存器 
 2线 (I2C-bus) 方式的CPU接口 
 内置报警中断器 
 内置低电源电压检测及电源接通时的标记生成电路 
 内置到2099年为止的自动日历，闰年自动运算功能 
 内置稳压电路 
 内置32.768 kHz晶振电路 (内置Cd、外接Cg) 
 工作温度范围 : Ta = 40C ~ 105C 
 符合AEC-Q100标准 
 
  引脚排列图 
 

8-Pin SOP 
(JEDEC) 

 

   8-Pin TSSOP   
1 INT1

______

  1 INT1
______

 
2 XOUT  2 XOUT 
3 XIN  3 XIN 
4 VSS  4 VSS 
5 INT2

______

  5 INT2
______

 
6 SCL  6 SCL 
7 SDA  7 SDA 
8 VDD  8 VDD 
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便利型定时器

产品名称 功能概况
控制
端子

输出
端子

输出
类型

输出设定
项目

输出(时间）
设定方法

可设定时间
（频率）范围

终止型
（只能选一种）

封装

页

TM
S

O
P

-8

H
SO

P-
8Q

S-35710M A ·2线
·内置水晶振子

RST INT 终止
终止
时间

软件设定
２线

(I2C-bus)
1秒～194日 握手协议 ● 150

S-35710 A ·2线 RST INT 终止
终止
时间

软件设定
２线

(I2C-bus)
1秒～194日

单触发循环
或

握手协议
● 150

S-35720 A ·带中断时间
设定端子

RST INT 终止
终止
时间

硬件设定
SET0/SET1
设定端子

1秒～194日
（选择4值）
＊切换选择1值

单触发循环
或

握手协议 
或
切换

● 150

S-35730 A ·带频率设定端子
·输出时钟脉冲

ENBL FOUT 时钟脉冲
时钟脉冲
频率

硬件设定
SET0/SET1
设定端子

32.768kHz～1Hz
（选择4值）

Duty 50%固定
ー ● 151

S-35740 A ·２线
·间隔定时器

ENBL INT 时钟脉冲
间歇工作
频率

软件设定
２线

(I2C-bus)

1.024kHz～1Hz
Duty 可调整 ー ● 151

S-35750 A*1
·带固定周期中断
信号设定端子
·间隔定时器

ENBL INT 时钟脉冲
间歇工作
频率

硬件设定
SET0/SET1
设定端子

1.024kHz～1Hz
（选择4值）
Duty 可调整

ー ● 151

S-35760 A*1

·内置固定中断时间
定时器
·２线
·间隔定时器

ー

INT1 时钟脉冲
间歇工作
频率

软件设定
２线

(I2C-bus)

1.024kHz～1Hz
Duty 可调整 ー

● 152

INT2 终止
终止
时间

内部固定
1秒～194日
（选择1值）

单触发
或

握手协议

S-35770 A ·２线
·计数器

RST
CLKIN SDA 读出计数值 ー ー ー ー ● 152

*1.  有关产品详情，请向本公司营业部门咨询。
 因尚为开发中产 品，本资料内容可能会有未经预告的更改。另外本产品的商品化有可能停止。

产品一览
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 S-35710M A系列

便利型定时器 
工作温度125C、内置水晶振子的2线定时器 

 
 

 
  特    点 
 
 内置32.768 kHz水晶振子 
 报警中断功能 : 

1秒 ~ 194日 (约半年) 为止可按1秒为单位来进行设置 
 低消耗电流 : 0.25 A (典型值)  
  (VDD = 3.0 V, Ta = 25C) 
 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 2线 (I2C-bus) 方式的CPU接口 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100/Q200标准 

 引脚排列图 
 

HSOP-8Q  
1 SCL 
2 VDD 
3 RST

______

 
4 NC 
5 NC 
6 VSS 
7 INT 
8 SDA 

 
 
 

S-35710 A系列
便利型定时器 

工作温度125C、2线定时器 
 

 
 
  特    点 
 
 报警中断功能 : 

1秒 ~ 194日 (约半年) 为止可按1秒为单位来进行设置 
 低消耗电流 : 0.2 A (典型值)  

(水晶振子: CL = 6.0 pF, VDD = 3.0 V, Ta = 25C) 
 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 2线 (I2C-bus) 方式的CPU接口 
 内置32.768 kHz晶振电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

  
1 RST

______

 
2 XOUT 
3 XIN 
4 VSS 
5 INT 
6 SDA 
7 SCL 
8 VDD 

 
 
 

 S-35720 A系列
便利型定时器 
工作温度125C、带中断时间设定端子的定时器  

 
 
  特    点 
 
 报警中断功能 : 
 可设置中断时间1秒 ~ 194日 (约半年) 为止可按1秒为单位选择选项 
 低消耗电流 : 0.2 A (典型值)  

(水晶振子: CL = 6.0 pF, VDD = 3.0 V, Ta = 25C) 
 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 内置32.768 kHz晶振电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 RST

______

 
2 XOUT 
3 XIN 
4 VSS 
5 INT 
6 SET0 
7 SET1 
8 VDD 

 
 
  

8

5
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7
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便利型定时器 
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 S-35730 A系列
便利型定时器 
工作温度125C、有时钟脉冲输出功能、带频率设定端子的定时器 

 
 

 
  特    点 
 
 时钟脉冲输出功能 : 

可设定时钟脉冲频率、带输出控制端子 
 低消耗电流 : 0.7 A (典型值) 

(水晶振子: CL = 6.0 pF, VDD = 3.0 V, ENBL端子 = "H",  
Ta = 25C、FOUT端子 = N沟道漏极输出) 

 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 内置32.768 kHz晶振电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 ENBL 
2 XOUT 
3 XIN 
4 VSS 
5 FOUT 
6 SET0 
7 SET1 
8 VDD 

 
 
 

 S-35740 A系列
便利型定时器 

工作温度125C、2线间隔定时器 
 

 
 
  特    点 
 
 固定周期中断信号输出功能 : 

可设定频率和占空比，带输出控制端子 
 低消耗电流 : 0.2 A (典型值) 

(水晶振子: CL = 6.0 pF, VDD = 3.0 V, ENBL端子 = "H",  
Ta = 25C) 

 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 2线 (I2C-bus) 方式的CPU接口 
 内置32.768 kHz晶振电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

  
1 ENBL 
2 XOUT 
3 XIN 
4 VSS 
5 INT 
6 SDA 
7 SCL 
8 VDD 

 

 
 

开发中 S-35750 A系列
便利型定时器 
工作温度125C、带固定周期中断信号设定端子的间隔定时器 

 
 

 
  特    点 
 
 固定周期中断信号输出功能 : 

可设定频率和占空比、带输出控制端子 
 低消耗电流 : 0.2 A (典型值) 

(水晶振子: CL = 6.0 pF, VDD = 3.0 V, ENBL端子 = "H",  
Ta = 25C) 

 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 内置32.768 kHz晶振电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 ENBL 
2 XOUT 
3 XIN 
4 VSS 
5 INT 
6 SET0 
7 SET1 
8 VDD 

 
 

有关产品详情，请向本公司营业部门咨询。 
因尚为开发中产品，本资料内容可能会有未经预告的更改。另外本产品的商品化有可能停止。 
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开发中 S-35760 A系列
便利型定时器 
工作温度125C、内置中断时间固定定时器的2线间隔定时器 

 
 

 
  特    点 
 
 固定周期中断信号输出功能 : 可设定频率和占空比 
 报警中断功能 : 

1秒 ~ 194日 (约半年) 为止可按1秒为单位来选择选项 
 低消耗电流 : 0.2 A (典型值) 

(水晶振子: CL = 6.0 pF, VDD = 3.0 V, Ta = 25C) 
 宽工作电压范围 : 1.8 V ~ 5.5 V 
 2线 (I2C-bus) 方式的CPU接口 
 内置32.768 kHz晶振电路 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 INT2 
2 XOUT 
3 XIN 
4 VSS 
5 INT1 
6 SDA 
7 SCL 
8 VDD 

 
 

 
有关产品详情，请向本公司营业部门咨询。 
因尚为开发中产品，本资料内容可能会有未经预告的更改。另外本产品的商品化有可能停止。 

 
 

 S-35770 A系列
便利型定时器 

工作温度125C、2线计数器 
 

 
 
  特    点 
 
 外部时钟信号计数功能 : 

可计数从0 ~ 16,777,215为止，带计数器一个巡回标记输出端子 
 低消耗电流 : 0.01 A (典型值) 

(VDD = 3.0 V、Ta = 25C、非通信时 (CLKIN端子 = 0 V)) 
 宽工作电压范围 : 1.5 V ~ 5.5 V 
 2线 (I2C-bus) 方式的CPU接口 
 工作温度范围 : Ta = 40°C ~ 125°C 
 符合AEC-Q100标准 
 

 引脚排列图 
 

TMSOP-8 

 

 
1 RST

______

 
2 NC 
3 CLKIN 
4 VSS 
5 LOOP 
6 SDA 
7 SCL 
8 VDD 
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本公司将产品分类为下述四种状态。

状态 新采用 生产 销售 说明

批量生产产品 ○ ○ ○ 可进行交易的产品。

不推荐采用产品 × ○ ○ 不推荐用于新设计的产品。请探讨采用后继产品。

停产产品 × × ○ 已停产的产品。因库存情况而异，有可进行交易的产品。

停售产品 × × × 已停售的产品。无法进行交易，务请注意。

不推荐采用产品

产品种类 产品概要 不推荐采用产品名 后继产品名

电源管理IC 电压稳压器 S-1111/1121系列 －

S-11L10系列 －

DC/DC控制器 S-8340/41系列 －

S-8540/41系列 －

复合 S-8425系列 －

锂离子可充电电池保护IC S-8232系列 S-8252系列

S-8233A/B/C系列 S-8253C/D系列

S-8241系列 S-8200A系列

S-8242B系列 S-8252系列

S-8244AxxFN-xxxTxx

（仅限S-8244系列的8-Pin MSOP产品）
－

S-8253A/B系列 S-8253C/D系列

S-8213系列 S-8223A/B/C/D系列

S-8243A/B系列 －

存储器 2线串行E2PROM S-24C01C/02C/04C/08C/16C（一般用途、保证工作温度85℃） S-24C02D/04D/08D/16D

S-24CS01A/02A/04A/08A（一般用途、保证工作温度85℃） S-24C02D/04D/08D/16D

S-24CS08A H系列 S-24C08C H系列

S-24C02BP S-24C02D

S-34C02A S-34C02B

3线串行E2PROM

S-93L46A/56A/66A/76A S-93C46C/56C/66C/76C

S-93C46B/56B/66B/76A/86B S-93C46C/56C/66C/76C/86C

S-93C46B/56B/66B/76A/86B H系列 S-93C46C/56C/66C/76C/86C H系列

S-93A46A/56A/66A/86A S-93A46B/56B/66B/76B/86B

传感器 温度传感器 S-5840B系列 －

S-5843A系列 S-5844A系列

S-5842A系列 －

S-5855A系列 －

磁性传感器 S-5741系列（保证工作温度85℃） S-5741 B系列（保证工作温度125℃）

ASSP 微型逻辑 S-75V/75L系列 －

备注　 后继产品在产品规格、电气特性、引脚排列等方面，与不推荐采用产品并非完全一致。 
有关后继产品的详情，请向本公司营业部咨询。

停产产品

产品种类 产品概要 产品名

电源管理IC DC/DC控制器 S-8367/8368系列

S-8551系列

停售产品

（1/4）

产品种类 产品概要 产品名

电源管理IC 电压稳压器 S-802系列

S-812xxAG系列

S-812xxHG系列

S-812xxPG系列

S-812xxSG系列

S-813系列

S-814系列

S-1111BxxPN（仅限S-1111B系列的5-Pin SON(A)产品）

S-1121BxxPN（仅限S-1121B系列的5-Pin SON(A)产品）

S-1112BxxPN（仅限S-1112B系列的5-Pin SON(A)产品）

S-1122BxxPN（仅限S-1122B系列的5-Pin SON(A)产品）

S-1702系列

S-1731系列

S-L2980AxxPN（仅限S-L2980A系列的5-Pin SON(A)产品）

S-L2985系列

备注　此处的信息截止到 2019年 3月。
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（2/4）

产品种类 产品概要 产品名

电源管理IC 电压检测器 S-805系列

S-806系列

S-807系列

S-808xxA系列

S-809xxA系列

DC/DC控制器 S-8311系列

S-8321/8322系列

S-8323/8327系列

S-8324/8328系列

S-8330/8331系列 

S-8335系列

S-83M355/83M356系列

S-8430系列

S-8435/8436系列

S-8437/8438系列

S-8355xxxBD（仅限S-8355系列的6-Pin SNB(B)产品）

S-8356xxxBD（仅限S-8356系列的6-Pin SNB(B)产品）

S-8357xxxBD（仅限S-8357系列的6-Pin SNB(B)产品）

S-8358xxxBD（仅限S-8358系列的6-Pin SNB(B)产品）

S-8460

S-8532系列

充电泵 S-8813系列

S-8821xxAPB（仅限S-8821系列的6-Pin SON(A)产品）

S-8821xxABD（仅限S-8821系列的6-Pin SNB(B)产品）

S-882Z系列

复合 S-8412A系列系列的PLP-10A封装产品

S-8420系列

S-8423系列

S-8426A系列

S-8440系列

S-8470系列

S-87050系列

S-8850系列

锂离子可充电电池保护IC S-8491系列

S-8241xxPN（仅限S-8241系列的5-Pin SON(A)产品）

S-8231系列

S-8233AxFE（仅限S-8233A系列的14-Pin SOP产品）

S-8211A系列

S-8261AxxBD（仅限S-8261系列的6-Pin SNB(B)产品）

S-8242A系列

MOS FET N沟道 S-90N0113SMA

S-90N0133SUA

S-90N0212SMA

S-90N0232SUA

S-90N0312SMA

S-90N0332SUA

S-90N0442SUA

S-90N0513SPN

P沟道 S-90P0112SMA

S-90P0222SUA

S-90P0332SUA

模拟IC 放大器 S-89400A

S-89401A

S-89402A

S-89403A

S-89410A

S-89411A

S-89430BCPN

S-89430BCFN

S-89431BCPN

S-89431BCFN

S-89440A

S-89440B

S-89441A

S-89441B

S-89510A

S-89511A

S-89530BCPN

S-89531BCPN

存储器 2线串行E2PROM S-24C01A/02A/04A/08A/16A

S-24C01B/02B/04B

S-24C04C（仅限S-24C04C的WLP产品）

备注　此处的信息截止到 2019年 3月。
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产品种类 产品概要 产品名

存储器 2线串行E2PROM S-24CC01A/02A/04A

S-24CS16A/64A

3线串行E2PROM S-2900A

S-29130A/220A/230A/330A

S-29131A/221A/231A/331A

S-29190A/290A/390A

S-29191A/291A/391A

S-29L194A/L294A/L394A

S-29L253A/29L353A

S-29255A/29355A

S-29430A

S-29453A

S-29530A

S-29590A/29690A

S-29630A

S-29U130A/220A/330A

S-29U131A/U221A/U331A

S-29U194A/U294A/U394A
S-29U130A/220A/330A
S-29U131A/U221A/U331A
S-29U194A/U294A/U394A

S-29Z330A

S-29Z430A

S-2911I/2911R

S-2914I/2914R

S-2917I

S-2918I

S-2921R

S-2922A

S-2924R

S-2927A

S-2940I

S-2961I

S-2980I

S-29x3A/29x3C

S-29x4A

S-29x9A/29x9C/29x9G

S-93C46A/56A/66A

S-93Cx6BD0I-D8S1G（仅限S-93C46B/56B/66B的8-Pin DIP产品）

S-93C76ADP-G（仅限S-93C76A的8-Pin DIP产品）

S-93CC46B/56B/66B

S-93L66A（仅限S-93L66A的WLP产品）

S-93L76A（仅限S-93L76A的SNT-8A产品）

并联 S-2812系列

S-2816系列

S-2817系列

S-2860系列

S-2864系列

NVRAM S-22H10

S-22S10

S-22H12

S-22S12

S-2444

S-2445

S-24H30

S-24S30

S-24H45

S-24S45

SRAM S-2510A

FUSE ROM S-2100R

实时时钟 2线 S-3530A

S-3531A

S-35L32A

S-35380A

S-35399A02

3线 S-3511A

S-3513B

S-35L12A

S-3510A

S-35180A

S-35199A01

（3/4）

备注　此处的信息截止到 2019年 3月。
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（4/4）

产品种类 产品概要 产品名

ASSP 通信用 S-7038AF

S-7040A/7040B

S-7040C/7040D

S-7041A/70L41A

S-7041B/70L41B

S-7116A

定时器用 S-3520CF

S-8081B

照相机用 S-3560

微机 4位 S-13系列

S-14系列

8位 S-18系列

通信用 S-70L01AQS系列

S-7292AF系列

驱动器 热敏用 S-4601A

S-4620A

S-4640A

传感器 温度传感器 S-5815A/5816A系列

S-8100BF

S-8101AMP

S-8110A/8120A

S-8110BNP/8120BNP

温度开关 S-5840A系列

S-8130AA系列

S-8130AC系列

磁性传感器 S-5711A系列

S-5713A系列

S-5721A系列

S-5722A系列

S-5723A系列

受光传感器 S-8270A

程控端口控制器 S-7750B
S-7750C

S-7760A

备注　此处的信息截止到 2019年 3月。
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A

D
HE C

封装一览表

封装类型 引脚数 封装名称
封装尺寸（mm） 间距（mm） 外形尺寸图

参阅号码HE D A（最大值） C

引线插入型 3 TO-92 7.0 5.2 4.2 2.5/1.27 −

3 TO-92S 4.95 4.1 1.62 2.5/1.27 −

扁平引线型 3 SOT-89-3 4.0 4.5 1.6 1.5 1

5 SOT-89-5 4.5 4.5 1.6 1.5 2

双翅型 4 SC-82AB 2.1 2.0 1.1 1.3 3

5 SC-88A 2.1 2.0 1.1 0.65 4

3 SOT-23-3 2.8 2.9 1.3 1.9 5

3 SOT-23-3 2.8 2.9 1.3 1.9 6

3 SOT-23-3S 2.8 2.9 1.2 1.9 7

5 SOT-23-5 2.8 2.9 1.3 0.95 8

6 SOT-23-6 2.8 2.9 1.35 0.95 9

6 SOT-23-6W 2.8 2.9 1.3 0.95 10

8 8-Pin SOP(JEDEC) 6.0 5.02 1.75 1.27 11

8 8-Pin SOP(JEDEC) 6.0 5.02 1.75 1.27 12

8 8-Pin TSSOP 6.4 3.0 1.1 0.65 13

8 8-Pin TSSOP 6.4 3.0 1.1 0.65 14

16 16-Pin TSSOP 6.4 5.1 1.1 0.65 15

20 20-Pin TSSOP 6.4  6.5 1.2 0.65 16

24 24-Pin SSOP 7.6 7.9 1.4 0.65 17

8 TMSOP-8 4.0 2.9 0.8 0.65 18

8 HTMSOP-8 4.0 2.9 0.8 0.65 19

16 HTSSOP-16 6.4 5.12 1.1 0.65 20

6 HSOP-6 6.0 5.02 1.75 1.91 21

8 HSOP-8A 6.0 5.02 1.68 1.27 22

8 HSOP-8A 6.0 5.02 1.65 1.27 23

8 HSOP-8Q 6.0 5.02 1.68 1.27 24

5 TO-252-5S(A) 6.5 6.5 1.4 1.27 25

9 TO-252-9S 6.5 6.5 1.4 0.65 26

无引线型 8 8-Pin SON(A) 3.0 2.9 0.9 0.65 27

8 8-Pin SON(B) 4.0 3.0 0.9 0.65 −

6 6-Pin HSON(A) 3.0 2.9 0.9 0.95 28

6 SON-6C 2.55 1.56 0.65 0.5 29

4 SNT-4A 1.6 1.2 0.5 0.65 30

6
SNT-6A

SNT-6A(H)
1.8 1.57 0.5 0.5 31

8 SNT-8A 2.46 1.97 0.5 0.5 32

4 HSNT-4(0808) 0.8 0.8 0.4 0.4 33

4 HSNT-4(0808)B 0.8 0.8 0.41 0.4 34

4 HSNT-4(1010) 1.0 1.0 0.4 0.65 35

4 HSNT-4(1010)B 1.0 1.0 0.41 0.65 36

6 HSNT-6(1212) 1.2 1.2 0.4 0.4 37

6 HSNT-6A 2.46 1.96 0.5 0.5 38

8 HSNT-8(2030) 3.0 2.0 0.5 0.5 39

6 DFN-6(1414)A 1.4 1.4 0.6 0.5 40

6 DFN-6(1518)A 1.8 1.5 0.33 0.5 41

8 DFN-8(2030) 3.0 2.0 0.5 0.5 42

备注　有关详细的WLP封装产品，请向本公司营业部咨询。
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封装外形尺寸图、 推荐焊盘尺寸图

（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图
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ax

0.
45

1.
1±

0.
1

0 
to

 0
.1

5

31

5 4

2

0.95±0.1
0.4±0.1

0.16 +0.1
-0.06

2.
8+0

.2
-0

.3

MP005-A
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

9. SOT-23-6
2.9±0.2

1.9±0.2

1

6 5 4

2 3
0.95 0.95

1.
6

0.35±0.15

0.15 +0.1
−0.05

2.
8+0

.2
−0

.3

1.
1+0

.2
−0

.1

1.
35

m
ax

.

0 
to

 0
.1

5

0.
45

MP006-A

1.
0

1.
0

2.
6

1.90

0.95 0.95

0.7

10. SOT-23-6W
2.9±0.2

1.9±0.2

321

456

0.95 0.95
0.15+0.1-0.08

0.4 +0.1-0.05

0.
45

MP006-B

0.95 0.95

0.7

1.90

11. 8-Pin SOP（JEDEC）
5.02±0.2

0.20±0.05

0.4±0.05

3.
9

6.
0±
0.
2

0.
6±
0.
2

1.
75
m
ax
.1.

5±
0.
05

0.
1m
in
.

8 5

1

1.27

4

FJ008-D

12. 8-Pin SOP（JEDEC）

0.
6±
0.
2

FJ008-Z
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

13. 8-Pin TSSOP

0.2±0.1

0.17±0.05

0.65

4.
4±

0.
2

6.
4±

0.
2

0.
5

1.
1m

ax
.

3.00
+0.3
-0.2

8 5

1 4

0 
to

 0
.1

FT008-E

5.
72

1.
0

1.
0

0.35

0.65 0.65 0.65

14. 8-Pin TSSOP

FT008-Z

5.
72

1.
0

1.
0

0.35

0.65 0.65 0.65

15. 16-Pin TSSOP

0.17  0.05

9

1 8

16

5.1  0.2

0.22  0.080.65

FT016-A

0.65 0.35

9

1 8

16

16. 20-Pin TSSOP

FT020-B
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

17. 24-Pin SSOP

FS024-B

18. TMSOP-8

FM008-A

3.
95

0.
75

0.
75

0.35

0.65 0.65 0.65

19. HTMSOP-8
2.90±0.2

0.65±0.1
0.2±0.1

0.13±0.1

1.85
8 5

41

4.
0 ±

0.
2

2.
8

0.
6 ±

0.
1

0.
08
±0

.0
5

0.
45
±0

.2

1.
70

FP008-A

4.
60

1.
70

0.
85

0.
85

0.35

1.90

0.65 0.650.65

20. HTSSOP-16

FR016-A
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

21. HSOP-6

FH006-A

2.03

22. HSOP-8A

　

FH008-A

FH008-Z
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

23. HSOP-8A

FH008-Z

24. HSOP-8Q

FU008-A
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

25. TO-252-5S(A)

6.5±0.2
0.

4 ±
0.

1

0.22±0.05

1.2±0.1
5.8

0.80

1.27

(5.2)

4.
7 ±

0.
2

(0
.3

5)

0~
0.

1

0.6±0.1

6.
5 ±

0.
2

0.
55
±0

.2

(3
.3

)

(2
.0

)

φ

VA005-A

6.0

0.8 1.272.54

7.
1

3.
6

1.
5

26. TO-252-9S

0.25  0.06

VA009-A
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

27. 8-Pin SON(A) 2.90±0.2

8 5

1 4

(2.3)

0.65

3.
00
±0

.1
0.

80
±0

.1

(0
.0

5)
(0

.0
3)

(0
.2

)
(0

.2
)

(2
.2

)

2.
80
±0

.1

0.30
+0.1
-0.05

0.
12

5
+

0.
1

-0
.0

5

0.475typ.

(  1.0)φ

PN008-A

2.
95

0.
45

0.
45

0.35

0.65 0.65 0.65

28. 6-Pin HSON(A)

2.90  0.1
0.5typ.

0.95  0.05
0.30

+0.1
-0.05

(1.5)
※ The exposed thermal die pad has different 
　electric potential depending on the product.
　Confirm specifications of each product.
　Do not use it as the function of electrode.

PD006-A

0.35

0.950.95

29. SON-6C

PZ006-A
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

30. SNT-4A

1.2±0.04

1

4 3

2

0.48±0.02

0.2±0.05

0.65
1.

4±
0.

04

(0
.1

)

(0
.2

)
(0

.2
)

1.
60

±0
.0

3

0.08 +0.05
-0.02

PF004-A

31. SNT-6A
SNT-6A(H)

1.57±0.03

1 2 3

6 5 4

0.48±0.02

0.2±0.05

0.5

1.
6±

0.
04

(0
.1

)

(0
.2

)
(0

.2
)

1.
80

±0
.0

3

0.08 +0.05
-0.02

PG006-A

PI006-A 

32. SNT-8A

1.97±0.03

0.2±0.05

1 2 3 4

8 7 6 5

0.5

2.
23

±0
.0

4

(0
.1

)

(0
.2

)
(0

.2
)

2.
46

±0
.0

3

0.08 +0.05
-0.02

0.48±0.02

PH008-A

※1.　请注意焊盘布局的宽度（0.25mm 最小值/0.30mm 典型值）。
※2.　 请勿向封装中央扩大焊盘布局（S N T - 4 A :  1 . 1 0 m m～1 . 2 0 m m ,  S N T - 6 A :  1 . 3 0 m m～1 . 4 0 m m ,  S N T - 6 A ( H ) :  1 . 3 0 m m～1 . 4 0 m m ,　 

SNT-8A: 1.96mm～2.06mm）。
注意 1．请勿在封装的塑膜树脂下面进行丝网印刷或焊锡印刷。  
 2．如需在封装下面进行布线时，请将线路上的阻焊膜等的厚度 (从焊盘布局表面起) 控制在0.03 mm以下。
 3．请将掩膜的开口尺寸和开口位置与焊盘布局对齐。  
 4．有关详情，请参阅《SNT封装应用指南》。
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

33.  HSNT-4(0808)

PK004-A

Metal Mask Pattern

Caution It is recommended to solder the heat sink to a board
in order to ensure the heat radiation.

0.27 to 0.320.27 to 0.32

1.
04

 to
 1

.2
0

0.
10

 to
 0

.1
5 0.
27

 to
 0

.3
2

0.
25

 to
 0

.2
8

34.  HSNT-4(0808)B

※

※

PK004-B

Metal Mask Pattern
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

35.  HSNT-4(1010)

※

※

PL004-A

Caution It is recommended to solder the heat sink to a board
in order to ensure the heat radiation.

Metal Mask Pattern

0.38 to 0.48 0.38 to 0.48

1.
30

 to
 1

.5
60.

32
 to

 0
.4

2
0.

10
 to

 0
.1

5

0.
34

 to
 0

.3
7

36.  HSNT-4(1010)B

※

※

PL004-B

Metal Mask Pattern
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

37. HSNT-6（1212）

PM006-A

Caution It is recommended to solder the heat sink to a board
in order to ensure the heat radiation.

Mask openings

0.
45

 to
 0

.4
8

1.
60

 to
 1

.8
0

0.
36

 to
 0

.4
1

0.
37

 to
 0

.4
2

38. HSNT-6A

PJ006-A

Mask openings

Caution It is recommended to solder the heat sink to a board
in order to ensure the heat radiation.
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

39. HSNT-8(2030)

2.0±0.1

0.23±0.1

0.08
+0.05
-0.02

8 5
3.

0 ±
0.

1

(0
.1

0)

(0
.1

0)

0.
5m

ax
.

(0
.3

8)
(1

.4
0)

(1.70)

0.5
1 4

The heat sink of back side has different electric

potential depending on the product.

Confirm specifications of each product. 

Do not use it as the function of electrode.

※

※

PP008-A

2.
751.
4

0.
55

1.6

0.30 0.50

40. DFN-6(1414)A

The heat sink of back side has different electric

potential depending on the product.

Confirm specifications of each product. 

Do not use it as the function of electrode.

1.4±0.05

1.
4 ±

0.
05

0.2±0.050.5

(0.8)

0~
0.

05

0.
6m

ax
.

0.
27

5 ±
0.

05

(0
.1

5)

(0
.3

25
)

※

※

PV006-A

Caution

It is recommended to solder the heat sink to a board

in order to ensure the heat radiation.

0.8

0.5 0.2

0.
55

0.
15

0.
62

5
0.

62
5

41. DFN-6(1518)A

PX006-A

Caution

It is recommended to solder the heat sink to a board

in order to ensure the heat radiation.
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（单位：mm）

封装名 外形尺寸图 推荐焊盘尺寸图

42. DFN-8(2030)

PP008-A

备注　有关详细的WLP封装产品，请向本公司营业部咨询。
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环保活动

艾普凌科有限公司的环保方针

环保信念

艾普凌科有限公司以企业活动与地球环境相融合为目标，将 3个绿色「绿色进程、

绿色产品、绿色生活」作为基本信念，积极致力于环境的保护及改善事业，为实现

与所有的生命体持续同处共荣的社会做出贡献。

本公司按照艾普凌科有限公司的环保方针，在节省能源对策、削减废弃品、有效利用纸张资源以及开发适应环保的产品

方面 ,积极地推广相应的工作。

━ 具体的推广活动 ━

1. 节省能源对策的管理

·推广节省能源产品的开发工作

有效地利用 CMOS IC产品的特征，推广低消耗电力的节省能源产品的开发进程。

·推广制造工程的节省能源化

以制造半导体产品的工场为主体，积极推广制造工程的节省能源化。

2. 推广零排放 (最终废弃物为零 )的工作

针对在生产半导体产品的工程中所利用的蚀刻溶液、洗洁水、包装材料等，积极推广循环再利用、削减废弃物品的工作。

同时，后勤部门的工作人员也在分类收集垃圾的基础上，积极推广日常业务中所消费纸张的循环再利用、削减废弃

物品的工作。

3. 化学物质的管理

·推广缓和化学物质影响的活动

完成了尽早推广破坏臭氧层物质的全部废除 (特定氯氟烃在 1992年 8月、三氯乙烷在 1993年 11月 )、盐素系有

机溶剂的全部废除 (1999年 3月 )、代用氯氟烃 HCFC-141b(地球温化气体 )的全部废除 (2000年 3月 )的活动计划。

针对其他的化学物质，也积极推展其排放量的适当管理，大力削减对地球环境产生重大影响的化学物质。

·积极推广无铅产品的活动

在 2003年 12月，全面实现半导体产品引脚部位的金属焊接的无铅化。

·推广对应 REACH规则的活动

通过供应链，收集和管理产品所含化学物质的信息。并且，根据需要以确切的手段将产品所含化学物质的信息传达

到相关的部门。

4. 推广适应环保型产品的设计

·实施环境评价

在开发新产品时，推进实施环境评价的活动。在评价项目中包括对是否含有划为禁止对象的物质 ,或者是否含有划

为限制对象的物质进行调查。并且按照 SDS(安全数据表 )，对环境的影响以及安全性进行评价，为削减对环境的

影响而不断地努力。

5. 推广绿化采购的工作

按照艾普凌科有限公司所规定的「绿化采购标准」进行采购，并积极争取购买厂家的协助，不断推广绿化采购的工作。
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聚溴二苯醚（PBDE）  1000ppm
邻苯二甲酸二 (2-乙基己基) 酯 (DEHP) 1000ppm
邻苯二甲酸二丁酯 (DBP) 1000ppm
邻苯二甲酸丁酯苯甲酯 (BBP) 1000ppm
邻苯二甲酸二异丁酯 (DIBP) 1000ppm

镉（Cd） 100ppm
铅（Pb） 1000ppm
汞（Hg） 1000ppm
六价铬（Cr6+） 1000ppm
聚溴联苯（PBB） 1000ppm

全产品实现无铅化并符合RoHS指令
 ● 本公司正在大力推进半导体产品材料的无铅化(Sn 100%)。

 ● 本公司的半导体产品均符合欧州新版RoHS指令的化学物质限制规定。

RoHS指令：在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令（The restriction of the use of certain hazardous  
substances in electrical and electronic equipment ）
欧盟（EU）关于限制在电脑、通讯设备、家电产品等中使用某些有害化学物质的指令。

                          特定的化学成分和均质材料中可容许的最大浓度（阈值）

● 本公司正在大力推进半导体产品的无卤素化。

● 本公司对符合以下条件的产品定义为无卤素产品。

氯（Cl） 900ppm未满
溴（Br） 900ppm未满
总含量（Cl＋Br） 1500ppm未满

积极响应REACH规则*1 

 ● 至2019年1月止，已确认本公司的半导体产品中，Substances of Very High Concern（SVHC）197物质的
      含有量为阈值以下。
      
 ● 本有限公司通过产品（Article ）材料（Substance, Preparation ）的供应商（上游企业）不断取得

REACH规则所定的化学物质含有量信息，对来自客户的信息提供要求，正在做充分的准备。

 ● 针对来自客户的化学物质信息提供要求，本公司将以灵活的信息传达方式尽可能给予回答。
     如果采用以下的信息传达方式，可以比较迅捷地提供信息。

 ● 有关REACH规则、SVHC的最新信息，请访问以下ECHA的Web网站确认。
有关本公司的REACH规则对应情况，请向本公司营业部咨询。

 ECHA Web 网站：http://echa.europa.eu

• JAMP AIS (Article Information Sheet)
• JGPSSI Green Procurement Survey Tool 
• IMDS (International Material Data System)
• JAMA/JAPIA Standard Material Datasheet
• chemSHERPA AI

*1.  REGULATION (EC) No 1907/2006 OF THE EUROPEAN ARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 18
      December 2006 concerning the Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals 
      (REACH) 

致力于半导体产品的无卤素化 
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环保型产品

● 本公司的产品可以通过产品型号末尾的“环保标记”符号来确认环保产品内容。

U ：无铅（Sn 100%）、无卤素产品
S ：无铅、无卤素产品
G ：无铅产品

· 有一部分无铅产品的产品型号的末尾符号为“UD”、“U2”、“U3”、“U4”和“U5”。

· WLP封装的产品为无铅、无卤素产品。

● 用户需要无铅（Sn 100%）、无卤素产品时，请选择“环保标记 = U”的产品。“环保标记 = U”的产品是对环境危害
最少的产品。

● 本公司的半导体产品虽然环保标记各不相同，但在产品的电气特性、机械特性、产品形状以及安装时的温度分布变化
上没有任何不同。

● 本产品目录除了所登载的“环保标记 = U”产品型号以外，也有可能准备了“环保标记 = S”、 “环保标记 =G”产品
型号的产品。

● 如有需要本产品目录所登载的产品型号以外的产品时，请向本公司营业部咨询或请确认本公司 Web网站登载的
数据表。

下述产品“环保标记 = G, S”的产品成为停售产品。仅备有“环保标记 = U”的产品。
产品种类 产品概要 产品名 封装

电源管理IC 电压稳压器 S-1112系列 SNT-6A(H)
S-1132系列 SNT-6A(H)
S-1133系列 SNT-8A
S-1135系列 HSNT-6A
S-1137系列 SNT-6A(H)
S-1167系列 SNT-6A(H)
S-11L10系列 SNT-6A(H)
S-1200系列 SNT-6A(H), HSNT-6A
S-1206系列 SNT-6A(H)
S-1323系列 SNT-4A
S-1702系列 SNT-6A
S-1711系列 SNT-6A
S-1721系列 SNT-6A
S-812C系列 TO-92, SNT-6A(H)
S-817系列 TO-92, SNT-4A

电压检测器 S-1000系列 SNT-4A
S-801系列 SNT-4A
S-808xxC系列 TO-92, SNT-4A
S-809xxC系列 SNT-4A

DC/DC控制器 S-8333系列 SNT-8A
S-8365/8366系列 SNT-6A
S-8550系列 SNT-8A

锂离子可充电电池保护IC S-8204A系列 16-Pin TSSOP
S-8204B系列 16-Pin TSSOP
S-8209A系列 SNT-8A
S-8209B系列 SNT-8A
S-8211C系列 SNT-6A
S-8211D系列 SNT-6A
S-8211E系列 SNT-6A
S-8244系列 SNT-8A
S-8264A/B/C系列 SNT-8A

存储器 SPI 串行E2PROM S-25C010A/020A/040A/080A SNT-8A
3线串行E2PROM S-93C46B/56B/66B SNT-8A

S-93L46A/56A/66A SNT-8A
传感器 温度传感器 S-5813A/5814A系列 SNT-4A

S-5841系列 SNT-6A
S-5842A系列 SNT-6A
S-5843A系列 SNT-6A
S-5851A系列 SNT-6A
S-58LM20A系列 SNT-4A
S-8110C/8120C系列 SNT-4A

模拟IC 放大器 S-89110/89120系列 SNT-8A
S-89430/89431系列 SNT-8A
S-89713系列 SNT-8A

实时时钟 S-35190A SNT-8A
S-35192A SNT-8A
S-35390A SNT-8A
S-35392A SNT-8A
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排除冲突矿物的推广活动

有关刚果民主共和国和周边诸国的侵害人权的冲突矿物问题，以及被用于犯罪集团资金源泉的冲突矿物问题，已被视为

国际性的重大问题。

艾普凌科有限公司在 2018年 1月制定了“艾普凌科有限公司冲突矿物应对方针”。

在广大供应商的协作下，积极推广禁止使用冲突矿物的活动。

艾普凌科有限公司冲突矿物应对方针

艾普凌科有限公司推进禁用从刚果民主共和国及其周边各国进口的涉及冲突和侵害人

权的矿物（冲突矿物 *1）。

· 艾普凌科有限公司认为，刚果民主共和国及其周边各国的侵害人权的、成为非法组织资金来源的冲突矿物问题

是重大的国际性问题。

· 艾普凌科有限公司将“尊重涉及业务活动的所有人员的人权和人格”明确写入艾普凌科有限公司企业行动宪章

之中。

· 艾普凌科有限公司绝无参与侵害人权行为的打算， 我们会将本方针通知到艾普凌科有限公司的所有关联公司，

各公司相互配合将本方针推进下去。

· 我们也会请艾普凌科有限公司的供应商配合我们贯彻本方针。

*1：锡石（锡）、铌钽铁矿（钽）、钨锰铁矿（钨）、金

另外，除了锡、钽、钨、金以外，还有被报告有严重侵害人权的物质（钴）。艾普凌科有限公司将继续注视产业界的动态，

同时按照“艾普凌科有限公司冲突矿物应对方针”来进行对应。

注意事项項

● 本产品目录有可能未经预告而更改内容。

● 未经本公司许可，严禁将本产品目录的一部分或全部内容进行转载、复制等来用于其他目的。

● 本产品目录所登载的产品照片由于是印刷品，与实际产品相比 ,色彩可能稍有偏差。使用时请事先确认。

● 本产品目录上所登载的电路和使用方法仅供参考。对因这些资料所引起的对第三者的权利 (包括知识产权 )的侵犯或损害，本公司不予

以任何保证。另外，本产品目录并非是对第三者或本公司的知识产权的实施权的许可。

● 本产品目录所登载产品，如果属于“外汇及外国贸易法”所规定的限制货物 (或劳务 )，则必须取得该法规所规定的出口许可。

● 本产品目录所登载的产品未经本公司书面许可，，不得作为健康器械、医疗器械、防灾器械、瓦斯关联器械、车辆器械、车载器械、航空器械、

太空器械及核电关联器械等对人体产生影响的器械或装置部件使用。

● 本产品目录所记载的产品，非耐放射线设计产品。

● 本公司已为提高品质、可靠性作了最大的努力，但是半导体产品有可能按照一定的概率发生故障或错误工作。为防止因故障或错误工作

而产生的人身事故、火灾事故和社会损害等，请用户在安全设计上予以足够的重视 ,采取诸如冗余设计、延烧对策设计和防止错误工作

设计等措施。



178  CMOS IC 2019 

产品名索引 
 
产品目录和Part Number List的结构相同。 
请在产品目录上选择符合客户用途的产品后，在Part Number List上确认各型号的详细规格。 
 
 

系列名 产品目录 
Part Number 

List 

【S-1x】   

S-1000系列 34 67 

S-1002系列 36 76 

S-1003系列 36 74 

S-1004系列 36 77 

S-1009系列 35 70 

S-1011系列 36 78 

S-1112/1122系列 16 13 

S-1131系列 22 36 

S-1132系列 23 37 

S-1133系列 23 38 

S-1135系列 23 39 

S-1137系列 24 41 

S-1142xxxA系列 118 160 

S-1142xxxH系列 113 156 

S-1142系列 32 66 

S-1155系列 25 45 

S-1165系列 20 27 

S-1167系列 17 15 

S-1170系列 25 46 

S-1172系列 25 47 

S-1200系列 18 17 

S-1206系列 22 35 

S-1212B/D系列 32 65 

S-1222B/D系列 31 65 

S-1312xxxH系列 19 21 

S-1312系列 18 19 

S-1313xxxH系列 21 30 

S-1313系列 20 28 

S-1315系列 21 31 

S-1317系列 16 12 

S-1318系列 16 12 

S-1323系列 17 16 

S-1324系列 22 33 

S-1333系列 24 43 

S-1335系列 19 23 

S-13A1系列 26 48 

S-13D1系列 30 62 

S-13R1系列 20 26 

S-1410/1411系列 37 79 

S-1701系列 29 58 

系列名 产品目录 
Part Number 

List 

S-1711系列 30 59 

S-1721系列 30 63 

S-1740/1741系列 29 57 

S-19100xxxA系列 125 166 

S-19100xxxH系列 124 165 

S-19101xxxA系列 125 166 

S-19101xxxH系列 124 165 

S-19102/19108系列 126 167 

S-19103/19109系列 126 168 

S-19104/19106系列 127 169 

S-19105/19107系列 127 170 

S-19110AxxA ~  
S-19110HxxA系列 

129 172 

S-19110AxxH ~  
S-19110HxxH系列 

128 171 

S-19110JxxA ~  
S-19110RxxA系列 

129 172 

S-19110JxxH ~  
S-19110RxxH系列 

128 171 

S-19190系列 134 176 

S-19192系列 135 177 

S-19200A/BxxA系列 118 161 

S-19200A/BxxH系列 113 156 

S-19212B/DxxA系列 119 161 

S-19212B/DxxH系列 114 157 

S-19243xxxA系列 120 162 

S-19243xxxH系列 115 157 

S-19244xxxA系列 121 163 

S-19244xxxH系列 116 158 

S-19251系列 111 154 

S-19252系列 112 155 

S-19253xxxH系列 117 160 

S-19254xxxH系列 117 160 

S-19311系列 122 164 

S-19312系列 123 164 

S-19400/19401系列 132 174 

S-19500/19501系列 130 173 

S-19502/19503系列 131 173 

S-19610A 146 183 

S-19611A 146 183 

S-19630A 146 183 

S-19680系列 133 175 
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系列名 产品目录 
Part Number 

List 

S-19700系列 132 175 

【S-2x】   

S-24C02D/04D/08D/16D 76 132 

S-24C08C/16C/32C/64C/128C  
H系列 

142 181 

S-24C08C/16C/32C/64C/128C/ 
256C/512C/M01C 

77 133 

S-24CS01A/02A/04A H系列 142 181 

S-25A010A/020A/040A/080A/ 
160A/320A/640A 

139 179 

S-25A080B/160B/320B/640B/ 
128B/256B 

140 180 

S-25C010A/020A/040A/080A/ 
160A/320A/640A/128A H系列 

141 180 

S-25C010A/020A/040A/080A/ 
160A/320A/640A/128A/256A/ 
512A/M01A 

78 134 

【S-3x】   

S-34C02B 80 135 

S-34C04A 80 135 

S-35190A H系列 148 183 

S-35190A/35390A/35391A 102 151 

S-35192A/35392A 103 151 

S-35390A H系列 148 183 

S-35399A03 103 151 

S-35710 A系列 150 184 

S-35710M A系列 150 184 

S-35720 A系列 150 184 

S-35730 A系列 151 184 

S-35740 A系列 151 184 

S-35750 A系列 151 185 

S-35760 A系列 152 185 

S-35770 A系列 152 185 

【S-5x】   

S-5420 81 136 

S-5470系列 96 148 

S-5471系列 96 148 

S-5712A/B/C系列 90 141 

S-5712E系列 90 141 

S-5715系列 91 142 

S-5716系列 91 143 

S-5717系列 90 142 

S-5718系列 91 142 

S-5724系列 92 144 

S-5725系列 92 144 

S-5731系列 93 145 

S-5732 B系列 93 145 

S-5732 I系列 93 145 

系列名 产品目录 
Part Number 

List 

S-5741 B系列 94 146 

S-5742 B系列 94 147 

S-5742 I系列 94 146 

S-5743 A系列 95 147 

S-57A1 A系列 144 182 

S-57B1系列 92 143 

S-57K1 A系列 144 182 

S-57M1系列 92 145 

S-57P1 S系列 144 182 

S-5813A/5814A系列 84 137 

S-5841系列 84 138 

S-5844A系列 85 138 

S-5851A系列 85 140 

S-5852A系列 85 140 

S-58LM20A系列 84 137 

【S-7x】   

S-77100/77101系列 104 152 

S-78190A系列 103 151 

【S-8x】   

S-801系列 35 72 

S-808xxC系列 34 68 

S-809xxC系列 35 71 

S-8110C/8120C系列 84 137 

S-812C系列 27 51 

S-816系列 28 55 

S-817系列 27 53 

S-818系列 28 55 

S-8200A系列 57 103 

S-8203A系列 62 114 

S-8204A/B系列 63 116 

S-8205A/B系列 63 117 

S-8206A系列 65 119 

S-8209A/B系列 69 126 

S-8211C/D系列 58 104 

S-8211E系列 68 125 

S-8215A系列 67 124 

S-8216A系列 65 119 

S-8223A/B/C/D系列 65 120 

S-8224A/B系列 66 121 

S-8225A/B系列 70 128 

S-8229系列 71 129 

S-8230A/B系列 59 108 

S-8235A系列 134 176 

S-8239A/B系列 72 130 

S-8240A系列 56 100 

S-8240B系列 57 102 
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系列名 产品目录 
Part Number 

List 

S-8244系列 67 123 

S-8245A/B/C/D系列 64 118 

S-8249系列 73 131 

S-8250A/B系列 60 109 

S-8252系列 60 111 

S-8253C/D系列 61 114 

S-8254A系列 62 115 

S-8255A/B系列 71 129 

S-8259A系列 68 125 

S-8261系列 58 107 

S-8262A系列 61 113 

S-8264A/B/C系列 66 122 

S-8269B系列 72 130 

S-82A1A系列 52 94 

S-82B1A系列 53 96 

S-82B1B系列 54 97 

S-82C1F系列 55 98 

S-82F1B系列 56 99 

S-8333系列 42 86 

S-8337/8338系列 41 86 

S-8351/8352系列 40 80 

S-8353/8354系列 40 81 

S-8355/56/57/58系列 41 83 

S-8363系列 40 82 

S-8365/8366系列 41 85 

S-8412A系列 133 175 

S-8424A系列 47 93 

S-8520/8521系列 45 91 

S-8533系列 45 92 

S-8550系列 45 90 

S-85M0A系列 44 89 

S-85M1A系列 44 89 

S-85S0A系列 42 87 

S-85S0P系列 43 88 

S-85S1A系列 42 87 

S-85S1P系列 43 88 

S-85V1A系列 44 90 

S-87x系列 28 56 

S-8821系列 46 93 

S-89110/89120系列 98 149 

S-89130/89140系列 99 149 

S-89210/89220系列 100 150 

S-89230/89240系列 100 150 

S-89430/89431系列 98 149 

S-89530/89531系列 100 150 

S-89713系列 99 149 

系列名 产品目录 
Part Number 

List 

【S-9x】   

S-93A46B/56B/66B/76B/86B 138 178 

S-93C46C/56C/66C/76C/86C 79 135 

S-93C46C/56C/66C/76C/86C  
H系列 

139 179 

S-93S46A/56A/66A 138 178 

【S-Lx】   

S-L2980系列 18 18 

【S-Tx】   

S-T111系列 17 14 

 

 



◆艾普凌科有限公司的历史沿革
本公司在1960年代，从着手开发模拟石英式手表用的CMOS IC起步，长年来不断的为市场提供电源用
IC、E2PROM和传感器IC等的半导体产品。
与此同时，本公司还备有丰富的医疗器械用IC，详情请参阅本公司的Web网站。

◆本产品目录的构成
本产品目录由以下的3个章节构成。

按照产品群分类，介绍可对应广泛
用途的CMOS IC。

介绍已对应车载规格的高可靠性
的半导体产品。

记载了停产产品、封装一览表、索引
等信息。

P. 11 P. 105 P. 153一般用途 车载用途 相关信息

公司更名为艾普凌科有限公司 UV传感器

艾普凌科有限公司
是一家不断进化的
模拟半导体专业厂家。
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废弃本产品目录所登载的商品时，请各位用户按照本国的法律以及各地方政府的条例，予以适当的处理。

更小型。更节能。更安全方便。

具备以钟表制造业培育的低消耗电流、低电压工作和

超小型封装技术。拥有满足严格的车载基准、高质量

及高信赖性的精湛工艺。艾普凌科有限公司的半导体解

决方案为世界带来超越客户及社会期待的感动。

No.C1001CJ-08C1903

本目录内容在改进产品时，有可能未经预告而有所更改。

Copyright©2019 ABLIC Inc.  All Right Reserved.

2019年3月制作

本产品目录使用大豆油墨。
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